
智慧財產及商業法院民事判決　

114年度民專訴字第21號

原　　　告　  Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

             （惠普研發公司）

法定代理人　  Benjamin Searle

訴訟代理人　  楊代華律師

          　  陳佳菁律師

複 代理 人　  許書瑋律師

訴訟代理人　　陳香羽律師

　　　　　　  吳弈錡專利師  

　　　　　　  呂正忠專利師  

被　　　告　  研能科技股份有限公司

兼法定代理人　莫皓然       

共      同

訴訟代理人　  何愛文律師  

　　　　　　  王仁君律師  

　　　　　    洪振盛律師

複 代理 人　  林伯榮律師　　　　　　 

訴訟代理人　　黃仁宜律師(言詞辯論後解除委任) 

上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民

國115年6月17日言詞辯論終結，判決如下：

    主  文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

　　事實及理由

甲、程序部分： 

　　按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國

法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定

或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律

（即準據法），而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管

轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上
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字第2259號判決意旨參照）。次按專利法所保護之智慧財產

權益所生之第一、二審民事訴訟事件，智慧財產法院有管轄

權，智慧財產案件審理法第9條、智慧財產及商業法院組織

法第3條第1款分別定有明文。查本件原告為依外國法設立之

外國法人，具有涉外因素，為涉外民事事件，原告主張被告

所製造並販售之型號「60XL(黑色/black)」、「60XL(彩色/

color)」、「901XL(黑色/black)」、「901(彩色/color)」

墨水匣(下分稱系爭產品1、2、3、4，合稱系爭產品)侵害其

所有中華民國第I323221號「具有資料信號閂鎖電路之流體

噴出裝置」、第I338624號「流體噴出裝置（二）」(下分稱

系爭專利1、2，合稱系爭專利)，而依原告所提出甲證35公

證書之附件29、32、36、38、41、44、50、54所示，系爭產

品1至4之製造國、製造商為台灣、Microjet(대만, 마이크
로젯)，核與被告研能科技股份有限公司(下稱被告公司)英

文名稱之特取名稱「Microjet」部分相符，且包裝盒底部載

有「Made in Taiwan」文字，可知系爭產品係於我國境內製

造(此部分詳後述)，又被告公司之營業所所在地設在我國境

內，原告所主張被告侵害系爭專利之虞之行為地亦在本國境

內，自得類推適用民事訴訟法第2條第2項、第15條第1項規

定，本院具有管轄權，至被告公司辯稱系爭產品為原告委託

第三人於韓國網站購買、運送，再由第三人運送系爭產品至

臺灣並於中國大陸進行鑑定，均屬境外行為，本院並無管轄

權云云，核屬無據。

乙、實體部分：

壹、原告主張：

一、原告為系爭專利1、2之專利權人，專利權期間分別自民國99

年4月11日至115年10月1日、100年3月11日至114年3月21日

止。詎原告委託訴外人Pinkerton調查公司自韓商JC Line株

式會社(JC Line Co,Kr)官方網頁購買被告公司所製造並販

售之系爭產品，並經訴外人上海新微技術研發中心有限公司

為侵權比對，認系爭產品已落入系爭專利1請求項1至3、9及
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系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍，被告公

司明知或有能力查證知悉系爭專利之存在，卻未盡防止侵權

責任，應有故意或過失侵害系爭專利權，爰依專利法第96條

第1、3項規定，請求被告公司排除、防止侵害及銷毀；依專

利法第96條第2項、民法第184條第1項前段、第177條第2

項、第179條規定，請求被告公司負損害賠償責任；另被告

莫皓然為被告公司之負責人，爰依公司法第23條第2項之規

定，與被告公司連帶負損害賠償責任等語。

二、並聲明：㈠被告等應連帶給付原告新臺幣(下同)10,000,000

元暨自本起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之

5計算之利息。㈡被告公司不得直接或間接、自行或委請他

人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口系爭產品或其他

侵害系爭專利1之產品。㈢被告公司應將尚未售出已製造、

為販賣之要約、陳列、使用系爭產品或其他侵害系爭專利1

產品之成品、半成品及從事侵害行為之原料與器具回收及銷

毀。㈣訴訟費用由被告等連帶負擔。㈤就第一項之聲明，原

告願供擔保，請准宣告假執行。

貳、被告等則以：

一、原告購買之系爭產品非於我國販售，而係原告委託訴外人自

韓國網站購買、運送至臺灣，且購買、交付與配送過程均發

生於韓國，並於上海進行產品鑑定，是被告公司於我國境內

無實施系爭專利之行為。又原告所提之證據資料均無法證明

系爭產品為被告公司所製造、販售、有侵害系爭專利之行

為，且系爭產品為被告公司使用原告已出售之墨水匣回收填

充墨水，屬專利權耗盡產品，是原告主張訴之聲明第二、三

項顯無理由。另原告之侵權比對分析表未正確解釋系爭專利

之專利申請範圍，系爭產品未落入系爭專利1請求項1至3、9

及系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍。又系

爭專利1說明書之內容違反93年專利法第26條第2項規定；系

爭專利1請求項1至3之申請專利範圍，違反93年專利法第26

條第3項規定；乙證6、7足以證明系爭專利1請求項1至3不具
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新穎性及進步性；乙證6、7之組合，足以證明系爭專利1請

求項1至3不具進步性；乙證7足以證明系爭專利1請求項9不

具新穎性；乙證7、乙證7、19之組合、乙證6、7、19之組

合，足以證明系爭專利1請求項9不具進步性。另系爭專利2

說明書之內容違反99年專利法第26條第2項規定；系爭專利2

請求項1至4、7至9及16至19之申請專利範圍，違反99年專利

法第26條第3項規定；乙證8足以證明系爭專利2請求項1不具

新穎性；乙證8、9、乙證8、9之組合足以證明系爭專利2請

求項1至4、7至9、16至19不具進步性，故系爭專利有應撤銷

事由，原告不得對被告主張專利權等語，置為抗辯。

二、並答辯聲明：㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回。㈡訴訟費

用由原告負擔。㈢如受不利判決，請准供擔保免為假執行。

參、兩造不爭執事項(本院卷七第347頁，並依判決格式修正或刪

減文句）：

一、原告為系爭專利1之專利權人，申請日為95年10月2日，公告

日為99年4月11日，專利權期間自99年4月11日至115年10月1

日止。

二、原告為系爭專利2之專利權人，申請日為94年3月22日，公告

日100年3月11日，專利保護期間自100年3月11日起至114年3

月21日止。專利權期限已屆至。

三、被告莫皓然係被告公司之負責人。

四、原告所屬集團生產HP品牌之墨水匣產品型號包括60XL（黑

色/black）、60XL（彩色/color）、901XL（黑色/black）

與901（彩色/color）。

五、原告委託第三人Pinkerton調查公司自韓商JC Line株式會社

(JC Line Co.Kr)官方網頁購買系爭產品。

六、被告公司設立於85年並登記「CC01110資料儲存及處理設備

製造業」作為所營事業之營業項目，該營業項目包括研究、

開發、生產、製造及銷售噴墨式印頭填充墨水、噴墨式列印

頭墨水匣等產品。　　
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肆、兩造爭執事項(本院卷九第8至9頁、本院卷十一第13頁，並

依判決格式修正或刪減文句）：　　

一、本件本院是否有管轄權？

二、甲證35附件88至94所示之60XL（黑色/black）、甲證35附件

73至80所示之60XL（彩色/color）、甲證35附件95至101所

示之901XL（黑色/black）、甲證35附件81至87所示之901

（彩色/color）墨水匣是否為被告公司所生產、銷售？

三、系爭產品是否係被告使用原告公司已出售之墨水匣回收填充

墨水？若是，被告前開行為，是否有專利權耗盡原則之適

用？

四、申請專利範圍用語解釋：

  ㈠系爭專利1請求項1之「閂鎖電路」一詞之文義？

  ㈡系爭專利1請求項1之「閂鎖資料信號」一詞之文義？

  ㈢系爭專利2請求項1之「第一位址產生器」、「第二位址產生

器」一詞之文義?

  ㈣系爭專利2請求項4之「角隅」一詞之文義?

五、專利侵權部分：

  ㈠系爭產品是否落入系爭專利1請求項1至3、9之文義範圍？

  ㈡系爭產品是否落入系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之

文義範圍？

六、專利有效性部分：

  ㈠系爭專利1部分：  

  ⒈系爭專利1說明書內容是否違反93年專利法第26條第2項規

定，未明確且充分揭露？

  ⒉系爭專利1請求項1至3之申請專利範圍是否違反93年專利法

第26條第3項規定，不為發明說明及圖式所支持？

  ⒊乙證6是否足以證明系爭專利1請求項1至3不具新穎性？

  ⒋乙證7是否足以證明系爭專利1請求項1至3不具新穎性？

  ⒌乙證6是否足以證明系爭專利1請求項1至3不具進步性？

  ⒍乙證7是否足以證明系爭專利1請求項1至3不具進步性？
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  ⒎乙證6、7之組合是否足以證明系爭專利1請求項1至3不具進

步性？

  ⒏乙證7是否足以證明系爭專利1請求項9不具新穎性?

  ⒐乙證7、乙證7、19之組合、乙證6、7、19之組合是否足以證

明系爭專利1請求項9不具進步性?

  ㈡系爭專利2部分：  

　⒈系爭專利2說明書內容是否違反99年專利法第26條第2項規

定，未明確且充分揭露？

　⒉系爭專利2請求項1至4、7至9及16至19之申請專利範圍是否

違反99年專利法第26條第3項規定，不為發明說明及圖式所

支持？

　⒊乙證8是否足以證明系爭專利2請求項1不具新穎性？

　⒋乙證8是否足以證明系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19不

具進步性？

　⒌乙證9是否足以證明系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19不

具進步性？

　⒍乙證8、9之組合是否足以證明系爭專利2請求項1至4、7至

9、16至19不具進步性？

　㈢原告依專利法第96條第1、3項規定，請求被告公司排除、防

止侵害及銷毀，有無理由？

　㈣原告依專利法第96條第2項、民法第177條第2項、第179條、

第184條第1項前段及公司法第23條第2項之規定，擇一請求

被告等連帶負損害賠償責任，有無理由？如有，金額為何？

伍、得心證之理由：

一、系爭專利1之技術分析：　　

　㈠系爭專利1之技術內容：　

　⒈系爭專利1所欲解決問題：

　　隨著噴墨列印頭已逐步形成，液滴產生器之個數已增加以改

善列印速度及/或品質。每一列印頭的液滴產生器之個數增

加已形成在一列印頭模要使被增加之擊發電阻器的個數激能

時在列印頭模上被要求之輸入填襯的個數增加結果。在一型
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式之列印頭中，每一個擊發電阻器被耦合至對應的輸入填襯

以提供電力使擊發電阻器激能。每一個擊發電阻器有一輸入

填襯，此在隨著擊發電阻器之數目增加而變成不務實的(參

系爭專利1說明書先前技術第6頁第1至8行，本院卷一第124

頁)。　

　⒉系爭專利1之技術手段：　

　　系爭專利1提供一種流體噴出裝置包括一第一擊發線路、一

第二擊發線路、資料線路、閂鎖電路、第一液滴產生器與第

二液滴產生器。該第一擊發線路被適應於以指引包括有第一

能量脈衝之一第一能量信號及該第二擊發線路被適應於以指

引包括有第二能量脈衝之一第二能量脈衝。該等資料線路被

適應於指引代表一影像之資料信號及該閂鎖電路被組配以閂

鎖該等資料信號來根據至少一時鐘信號來提供閂鎖資料信

號。該等第一液滴產生器被組配以響應該第一能量信號而根

據該等閂鎖資料信號來噴出流體，及該等第二液滴產生器被

組配以響應該第二能量信號而根據該等閂鎖資料信號來噴出

流體(參系爭專利1說明書發明內容第6頁第23行至第7頁第9

行，本院卷一第124至125頁)。

　⒊系爭專利1之功效：　

　　雙倍資料率擊發胞元電路閂鎖在來自預先充電信號中每一個

高電壓脈衝之每一條資料線路的二個資料位元中。因而，兩

倍之擊發電阻器可不須增加擊發次數或輸入墊個數地被激

能。每一個輸入墊之液滴產生器個數可例如藉由增加在一列

印頭上的液滴產生器個數及使用相同個數之輸入墊或使用在

列印頭上相同個數之液滴產生器並減少輸入墊個數而被增

加。具有較多液滴產生器之列印頭典型上以較高品質及/或

列印速度來列印。同樣地，具有較少輸入墊之列印頭典型上

比具有較少輸入墊之列印頭的成本較低。(參系爭專利1說明

書第39頁第14至23行，本院卷一第157頁)

　㈡系爭專利1主要圖式：
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圖1 一噴墨列印系統之實施例 圖2 一列印頭模之一實施例的

一部分

圖3 一列印頭模之實施例中位

於沿著墨水饋送槽的液滴產生

器之佈置圖

圖4 在一列印頭模之一實施例

中被運用的一擊發胞元之實施

例
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圖5一噴墨列印頭擊發胞元陣

列之一實施例

圖6 一前置充填之擊發胞元的

一實施例

圖7 一噴墨列印頭擊發胞元

陣列的一實施例
圖8 一擊發胞元陣列之一實施

例的作業
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圖9 被組配以閂鎖資料之預先

被充填的擊發胞元之一實施例 圖10 一個雙倍資料率之擊發

胞元電路

圖11 一個雙倍資料率之擊發

胞元電路的作業

圖12 一前置充填擊發胞元的

一實施例

圖13 使用第12圖之前置充填

擊發胞元的一個雙倍資料率之

擊發胞元電路的作業

圖14 一個二通電晶體前置充

填擊發胞元的一實施例
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　㈢系爭專利1申請專利範圍：

　　系爭專利1申請專利範圍共16項，其中第1、9、12、16項為

獨立項，其餘為附屬項。原告主張系爭產品落入系爭專利1

請求項1至3、9，內容如下：

　⒈請求項1：一種流體噴出裝置，其包含：組配來傳導包括有

第一能量脈衝之一第一能量信號之一第一擊發線路；組配來

傳導包括有第二能量脈衝之一第二能量信號之一第二擊發線

路；組配來傳導代表一影像之資料信號之資料線路；組配以

閂鎖該等資料信號來提供閂鎖資料信號之閂鎖電路；第一液

滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料信號以響應該第一能

量信號來噴出流體；以及第二液滴產生器，其組配來根據該

等閂鎖資料信號以響應該第二能量信號來噴出流體；其中該

閂鎖電路藉由一時鐘信號來閂鎖該等資料信號，以及該閂鎖

電路藉由脈衝充電控制信號來閂鎖該等資料信號。

　⒉請求項2：如申請專利範圍第1項所述之流體噴出裝置，其中

該等第一能量脈衝之一包括一起動時間與一結束時間，及該

等第二能量脈衝之一在該起動時間與該結束時間之間被起

動。

　⒊請求項3：如申請專利範圍第1項所述之流體噴出裝置，其中

該第一擊發線路與第二擊發線路電氣式地隔離。

圖15 使用第12圖之前置充填擊發胞元與第14圖之二通電晶體

前置充填擊發胞元的一實施例之作業
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　⒋請求項9：一種流體噴出裝置，其包含：組配來傳導包括有

第一能量脈衝之一第一能量信號之一第一擊發線路；組配來

傳導包括有第二能量脈衝之一第二能量信號之一第二擊發線

路；組配來傳導代表一影像之資料信號之資料線路；組配來

依照至少一時鐘信號以閂鎖該等資料信號，來提供閂鎖資料

信號之閂鎖電路；該閂鎖電路包括組配來藉由一時鐘信號來

閂鎖該等資料信號，以提供第一時序資料信號之第一閂鎖

器，該閂鎖電路也包括組配來藉由脈衝充電控制信號來閂鎖

該等資料信號及該等第一時序資料信號，以提供該等閂鎖資

料信號之第二閂鎖器；第一液滴產生器，其組配來根據該等

閂鎖資料信號以響應該第一能量信號來噴出流體；以及第二

液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料信號以響應該第二

能量信號來噴出流體。　

二、系爭專利2之技術分析：

　㈠系爭專利2之技術內容：　

　⒈系爭專利2所欲解決問題：

　　製造商仍然持續嘗試減少一個噴墨頭晶粒上之輸入襯墊數目

及增加墨滴產生器數目。具有較少輸入墊之噴墨頭典型可比

有較多輸入墊之噴墨頭成本降低。此外，有較多墨滴產生器

之噴墨頭典型係以較高品質及/或列印速度列印。為了維持

成本以及提供特殊列印條帶高度，噴墨頭晶粒大小可能不會

隨墨滴產生器數目之增加而顯著改變。隨著墨滴產生器密度

之增高與輸入墊數目之減少，噴墨頭晶粒佈局逐漸變複雜

(參系爭專利2說明書先前技術第7頁第1至8行，本院卷一第2

27頁)。　

　⒉系爭專利2之技術手段：

　　同系爭專利1(參系爭專利2說明書中文發明摘要第3頁，本院

卷一第223頁)。

　㈡系爭專利2主要圖式：

01

02

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

03

21

22

23

24

25

26

27

28

29

04

05

06

07

08

09

10

12



圖1 噴墨列印系統之一具體例

圖2一噴墨頭晶粒之一具體例

之一部分

圖3於一噴墨頭晶粒之一具體

例，位於沿墨水進給開槽之墨

滴產生器之佈局圖

圖4於噴墨頭晶粒之一具體例

採用之發射單元之一具體例
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圖5示意圖顯示噴墨頭發射單

元陣列之一具體例

圖6 示意圖顯示預充電發射單

元之一具體例

圖7示意圖顯示噴墨頭發射單

元陣列之一具體例

圖8時程圖顯示發射單元陣列

之一具體例之操作

圖9於一噴墨頭晶粒之位址產

生器之一具體例  圖11於正向方向之位址產生

器之操作

圖12於反向方向之位址產生
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　㈢系爭專利2申請專利範圍：

　　系爭專利2申請專利範圍共19項，其中第1、12項為獨立項，

其餘為附屬項。原告主張系爭產品落入請求項1至4、7至9、

16至19，內容如下：

　⒈請求項1：一種流體噴出裝置，其包含：適合傳輸包含多數

能脈波之一第一能信號之一第一發射線；適合傳輸包含多數

能脈波之一第二能信號之一第二發射線；組配來提供有效或

無效之第一位址信號之一第一位址產生器；組配來提供有效

或無效之第二位址信號之一第二位址產生器；電耦接至該第

一發射線之第一墨滴產生器，且其係組配來響應於該第一能

信號而基於有效的第一位址信號噴出流體；以及電耦接至該

第二發射線之第二墨滴產生器，且其係組配來響應於該第二

能信號而基於有效的第二位址信號噴出流體；以及其中該第

一位址產生器係被組配來在該第二位址產生器提供無效的第

二位址信號時提供有效的第一位址信號，而該第二位址產生

器係被組配來在該第一位址產生器提供無效的第一位址信號

時提供有效的第二位址信號。

　⒉請求項2：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其中該第

一位址產生器係設置於該流體噴出裝置之第一半部，以及該

第二位址產生器係設置於該流體噴出裝置之第二半部；以及

其中該第一墨滴產生器係設置於該第一半部，該第二墨滴產

生器係設置於該第二半部。

器之操作  圖13一噴墨頭晶粒之2位址產

生器及六個發射群之一具體例

圖14 一噴墨頭晶粒之位址產生器之正向及反向操作
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　⒊請求項3：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其中該第

一位址產生器係設置於該流體噴出裝置之一端，以及該第二

位址產生器係設置於該流體噴出裝置之另一端。

　⒋請求項4：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其中該第

一位址產生器係設置於該流體噴出裝置之一角隅，以及該第

二位址產生器係設置於該流體噴出裝置之另一角隅。

　⒌請求項7：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其包含：

具有一長度之一流體進給源，其中該等第一墨滴產生器各自

係流體式耦接至該流體進給源；以及適合傳輸該等第一位址

信號之位址線，其中該等第一墨滴產生器係組配來基於由該

等第一位址線所提供之該等第一位址信號作響應，其中該第

一發射線及該等位址線係沿該流體進給源之長度之一部分設

置為非重疊之金屬線。

　⒍請求項8：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其包含一

流體進給源，其中該等第一墨滴產生器中之各墨滴產生器以

及該等第二墨滴產生器中之各墨滴產生器係流體式耦接至該

流體進給源。

　⒎請求項9：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其包含一

流體進給源，其中該等第一墨滴產生器係設置於該流體進給

源之相對兩側上，以及該等第一墨滴產生器各自係流體式耦

接至該流體進給源；以及該等第二墨滴產生器係設置於該流

體進給源之相對兩側上，以及該等第二墨滴產生器各自係流

體式耦接至該流體進給源。

　⒏請求項16：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其包

含：組配來傳輸該等第一位址信號之第一位址線；組配來傳

輸該等第二位址信號之第二位址線；其中該第一墨滴產稱器

包含電耦接至該等第一位址線之第一電阻器；以其中該第二

墨滴產稱器包含電耦接至該等第二位址線之第二電阻器；以

及其中該第一位址產生器及該等第一電阻器係位於該流體噴

出裝置之第一部分；以及該第二位址產生器及該等第二電阻

器係位於該流體噴出裝置之第二部分。
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　⒐請求項17：如申請專利範圍第16項之流體噴出裝置，其中該

等第一位址線係僅設置於該第一部分；以及該等第二位址線

係僅設置於該第二部分。

　⒑請求項18：如申請專利範圍第17項之流體噴出裝置，其中該

等第一位址線及該第一發射線係僅設置於第一部分；以及該

等第二位址線及該第二發射線係僅設置於第二部分。

　⒒請求項19：如申請專利範圍第17項之流體噴出裝置，包含：

具有一長度之一流體進給源，其中該第一發射線及該等第一

位址線係沿該流體進給源之長度之一部分而設置成非重疊之

金屬線。　

三、系爭產品技術內容：　　

　㈠系爭產品1至4之技術描述：

　⒈由甲證48(60XL墨盒(黑色)檢測報告)、甲證49(60XL墨盒(彩

色)檢測報告)、甲證50(901XL墨盒(黑色)檢測報告)、甲證5

1(901墨盒(彩色)檢測報告)可知系爭產品1至4包裝盒正面分

別具有Replacement CC641W(60XL)、Replacement CC644W(6

0XL)、Replacement 654(901XL)與Replacement 656(901)等

字樣，表示可用以替代原廠型號(括號內所示)之原廠墨水

匣。

　⒉甲證48至51為原告委託上海新微技術研發中心有限公司對系

爭產品進行樣品分析與還原工程內容。首先進行樣品拆封、

晶片取出處理，續以光學顯微鏡對系爭產品晶片外觀拍照，

經由清潔與去層處理，由上而下觀察包括每二金屬層、第一

金屬層、多晶層、有源染色層等各層背景，通過反向分析軟

體可完成晶片電路提取，包括晶片主要電路、地址生成器、

移位寄存器、發射單元與邏輯陣列等。接著使用掃描式電子

顯微鏡(SEM)及X射線能量散布分析儀(EDS)對發熱電阻、地

址線、火線進行能量譜成分分析。另外對液滴生成器進行縱

向剖面，確認其內部結構。最後依據晶片電路提取，對地址

產生器與發射單元進行模擬。
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　⒊系爭產品外觀部分，甲證95(本院卷十第107、109、112、11

4頁)顯示系爭產品墨水匣外殼頂面之卡榫B’皆具有類似笑

臉形狀的向上弧狀結構。

　㈡系爭產品之照片：　　

　 　

　系爭產品在墨水匣外殼頂面具有卡榫A’與卡榫B’

四、解釋申請專利範圍部分：

　㈠系爭專利1請求項1之「閂鎖電路」之解釋：

　⒈按發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利

範圍時，並得審酌說明書及圖式，專利法第58條第4項定有

明文。因說明書所載之申請專利範圍通常僅就請求保護範圍

為必要之敘述，如有未臻明確之處，自有審酌說明書及圖式

解釋申請專利範圍之必要。一般而言，為正確解釋申請專利

範圍，尚得參酌內部證據與外部證據，並以內部證據為優先

（最高行政法院104年判字第308號判決意旨參照）。

　⒉參考系爭專利1請求項1與閂鎖電路相關記載「組配以閂鎖該

等資料信號來提供閂鎖資料信號之閂鎖電路」、「其中該閂

鎖電路藉由一時鐘信號來閂鎖該等資料信號，以及該閂鎖電

路藉由脈衝充電控制信號來閂鎖該等資料信號」，系爭專利

1說明書第7頁第4至6行「該等資料線路被適應於指引代表一

影像之資料信號及該閂鎖電路被組配以閂鎖該等資料信號來

根據至少一時鐘信號來提供閂鎖資料信號」(本院卷一第125
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頁)，說明書第66頁第6至10行「資料閂鎖電晶體184之閘極

電氣式地被耦合於接收一資料時鐘信號DCLK之資料時鐘線路

190及預先充電通過電晶體186之閘極電氣式地被耦合於接收

預先充電信號PRECHARGE的預先充電線路132」(本院卷一第1

84頁)與圖14，考量輸入、控制與輸出信號之數量、功能與

目的，閂鎖電路應解釋為「藉由一時鐘信號及脈衝充電控制

信號來閂鎖資料信號，以提供閂鎖資料信號的電路」。　

　㈡系爭專利1請求項1之「閂鎖資料信號」之解釋：

　　參考系爭專利1請求項1與閂鎖資料信號相關記載「組配以閂

鎖該等資料信號來提供閂鎖資料信號之閂鎖電路」，系爭專

利1說明書第7頁第4至6行「該等資料線路被適應於指引代表

一影像之資料信號及該閂鎖電路被組配以閂鎖該等資料信號

來根據至少一時鐘信號來提供閂鎖資料信號」(本院卷一第1

25頁)，可知閂鎖信號為資料信號經閂鎖電路閂鎖後之輸

出，「閂鎖資料信號」應解釋為「經閂鎖電路閂鎖後所輸出

的資料信號」。

　㈢系爭專利2請求項1之「第一位址產生器」、「第二位址產生

器」之解釋：

　⒈系爭專利2請求項1「第一位址產生器」與「第二位址產生

器」應按要件1H’「其中該第一位址產生器係被組配來在該

第二位址產生器提供無效的第二位址信號時提供有效的第一

位址信號，而」、要件1I’「該第二位址產生器係被組配來

在該第一位址產生器提供無效的第一位址信號時提供有效的

第二位址信號」之文字直接進行解釋，另由系爭專利2說明

書第94頁第13行至99頁第10行(本院卷一第314至319頁)與圖

14，於1128位址線、1130位址線提供之有效位址1172、117

4、1178，當~A1-~A7提供有效位置時，~B1-~B7提供無效位

置(全零代表非活性位址信號)，反之，當~B1-~B7提供有效

位置時，~A1-~A7提供無效位置，故「第一位址產生器」、

「第二位址產生器」應解釋為「當第二位址產生器提供無效

的第二位址信號時，第一位址產生器提供有效的第一位址信
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號，而當第一位址產生器提供無效的第一位址信號時，第二

位址產生器提供有效的第二位址信號」。

　⒉被告雖辯稱「第一位址產生器」與「第二位址產生器」應解

釋為「當第一位址產生器提供位址信號時，第二位址產生器

不提供位址信號，相反亦然」云云(本院卷七第371頁)，惟

依系爭專利2說明書可知提供有效位址之反義詞應為提供無

效位址，依系爭專利2說明書與圖14，當一個位址信號週期

結束，下一個週期還沒有開始，依電學之通常知識，此時無

效位址信號匯流排的電位可能是上一次殘留數值，或是浮接

狀態，而不提供位址為特定的資料傳輸或通訊協定中，完全

不啟用、不傳送位址匯流排的訊號，不提供位址與提供無效

位址分屬不同技術內容，故被告所辯並非可採。

　㈣系爭專利2請求項4之「角隅」之解釋：

　　依系爭專利2說明書第144頁與圖22記載「位址產生器1800a

及1800b係位於噴墨頭晶粒1700之對角。位址產生器1800a係

位於由噴墨頭晶粒邊1700b及1700c所界限之角隅。位址產生

器1800b係位於由噴墨頭晶粒邊1700a及1700d所界限之角

隅」(本院卷一第364頁)，由上可知，角隅於兩噴墨頭晶粒

邊，系爭專利2之請求項4之「角隅」應解釋為「由兩相鄰之

噴墨頭晶粒邊所界限之角落一隅」。

五、系爭產品為被告公司所生產、銷售：

　㈠原告主張委託第三人Pinkerton調查公司自韓商JC Line株式

會社(JC Line Co.Kr)官方網頁購買系爭產，並經臺灣臺北

地方法院所屬民間公證人彭莉婷將含有系爭產品之包裹拆箱

檢視，有電子交易明細、甲證35公證書可參（本院卷一第60

7至613頁、證物袋)。被告公司雖否認系爭產品為其所生

產、銷售，韓商JC Line株式會社非其客戶云云，惟查，依

原告所提出甲證35公證書之附件29、36、41、50(見本院證

物袋)所示，系爭產品之包裝盒背面第7至9行載明製造國、

製造商為臺灣、Microjet(대만, 마이크로젯)，進口商、地

址、連絡電話為JC Line(제이씨라인)Co., Ltd. 616-92, G
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anseok-dong, Namdong-gu, Incheon, 032-874-5454；附件

32、38、44、54所示，包裝盒底部載有「Made in Taiwan」

文字，且依南韓環境部與民間企業合作建立的「消費者環境

安全資訊系統」之Ecolife網站(網址：ecolife.me.go.kr）

內容，可知韓商JC Line株式會社所販賣系爭產品來源同樣

為「Microjet」，核與被告公司之英文名稱「MicroJet Tec

hnology Co.,Ltd」中之特取名稱「MicroJet」相符，有經

濟部商工登記公示資料、國際貿易署出進口廠商登記資料在

卷可稽(本院卷一第497頁、本院卷五第9頁)，且被告公司亦

為「MicroJet及圖」商標之商標權人，有經濟部智慧財產局

商標檢索系統資料可佐(本院卷一第499至504頁)，另被告公

司之營業所所在地設在我國境內，是被告公司於我國境內有

實施系爭專利之行為，足認系爭產品確為被告公司所製造，

並透過韓商JC Line株式會社對外銷售，故被告公司所辯顯

非可採。

　㈡按私文書應由舉證人證其真正，民事訴訟法第357條定有明

文。次按文書之證據力，有形式上證據力與實質上證據力之

分。前者係指真正之文書即文書係由名義人作成而言；後者

則為文書所記載之內容，有證明應證事實之價值，足供法院

作為判斷而言(最高法院91年度台上字第1645號判決意旨參

照)。被告公司雖辯稱原告所提甲證48至51-1檢測報告之產

品並非系爭產品，檢測產品數據遭偽造、變造無法證明為被

告公司銷售或製造云云(本院卷八第382至385頁)，惟依上開

實務見解，被告所辯為爭執檢測報告之形式上真正，就檢測

報告已經上海市東方公證處公證，及財團法人海峽交流基金

會驗證，有公證書在卷可稽(本院卷三第389至608頁)，且被

告公司亦無提出有何足以認定該公證書有偽造、變造之證

據，自應推定具形式上真正，而系爭產品確為被告公司生

產，透過韓商JC Line株式會社銷售，已如前述，是其此部

分所辯顯非可採。

六、系爭產品未落入系爭專利1請求項1至3、9之文義範圍：
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　㈠系爭產品1未落入系爭專利1請求項1之文義範圍：　

　⒈系爭專利1請求項1之技術內容可解析為9個要件，分別

為：　

　⑴要件編號1A：一種流體噴出裝置，其包含：

　⑵要件編號1B：組配來傳導包括有第一能量脈衝之一第一能量

信號之一第一擊發線路；

　⑶要件編號1C：組配來傳導包括有第二能量脈衝之一第二能量

信號之一第二擊發線路；

　⑷要件編號1D：組配來傳導代表一影像之資料信號之資料線

路；

　⑸要件編號1E：組配以閂鎖該等資料信號來提供閂鎖資料信號

之閂鎖電路；

　⑹要件編號1F：第一液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料

信號以響應該第一能量信號來噴出流體；以及

　⑺要件編號1G：第二液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料

信號以響應該第二能量信號來噴出流體；

　⑻要件編號1H：其中該閂鎖電路藉由一時鐘信號來閂鎖該等資

料信號，以及

　⑼要件編號1I：該閂鎖電路藉由脈衝充電控制信號來閂鎖該等

資料信號。

　⒉系爭產品1與系爭專利1請求項1之文義比對：　

　⑴要件編號1a：甲證58圖1-1為系爭產品1之包裝盒，具有Inkj

et Print Cartridge名稱、BLACK字樣與Replacement CC461

W(60XL)品名等文字(本院卷四第135頁)，可知圖1-1系爭產

品1可用來替換60XL黑色墨水匣、圖2為拆除包裝後之系爭產

品1正面外觀，具有與前述包裝盒相同之文字、圖3為拆除包

裝後之系爭產品1背面外觀，其包含噴墨晶片可控制墨水噴

出，故系爭產品1為系爭專利1請求項1要件編號1A之文義所

讀取。

　⑵要件編號1b：甲證58圖4標示接墊與第一擊發線路區域於噴

墨晶片全圖，圖5則分別標示F5、F3接墊於噴墨晶片左側、
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右側放大圖，圖6為擊發胞元陣列的電路圖，圖7為第一能量

信號F3之模擬時序圖(本院卷四第138至141頁)。經查，甲證

58圖4系爭產品1之噴墨晶片相片與圖6電路圖並無法勾稽，

無法確定圖4中間標示區域為第一擊發線路。圖5晶片右側由

上往下第六接墊標示為F3，其標示是否正確並無其他內容可

支持。圖7之F3的振幅、頻率與工作週期，其依據亦不明，

由於無從判斷甲證58上述之真偽，故系爭產品1無法為系爭

專利1請求項1要件編號1B之文義所讀取。

　⑶要件編號1c：甲證58圖4標示接墊與第二擊發線路區域於噴

墨晶片全圖，圖5、圖6如前述，圖7為第二能量信號F5之模

擬時序圖(本院卷四第142至144頁)。經查，甲證58圖4系爭

產品1之噴墨晶片相片與圖6電路圖並無法勾稽，無法確定圖

4中間標示區域為第二擊發線路。圖5晶片左側由上往下第三

接墊標示為F5，其標示是否正確並無其他內容可支持。圖8

之F5的振幅、頻率與工作週期，其依據亦不明，由於無從判

斷甲證58上述第二擊發線路、第二能量信號之真偽，故系爭

產品1無法為系爭專利1請求項1要件編號1C之文義所讀取。

　⑷要件編號1d：甲證58圖5標示F5、D3、D1接墊於噴墨晶片左

側相片，標示F3、D2接墊於噴墨晶片右側相片，圖6為擊發

胞元陣列的電路圖(本院卷四第146至147頁)。經查，甲證58

圖5系爭產品1之噴墨晶片左右兩側相片與圖6電路圖並無法

勾稽，圖5僅顯示輸入接墊D1~D3，另由甲證84-1圖M2-7、M2

-8、M2-9、M2-10、M1-2、M1-3、M1-4，原告以圖L1-1至L1-

4、L2-1至L2-4、L3-1至L3-4之放大相片標示閂鎖電路，由

於相片解析度不足，無法辨認相片上之實際線路與原告標示

是否吻合，原告也未進一步說明M1-2、M1-3、M1-4之以紅色

標示線路是如何產生，無法確定甲證58圖5具有輸入端D1~D3

連接至擊發胞元陣列之資料線路，且輸入接墊D1~D3標示是

否正確並無其他內容可支持，由於無從判斷上述甲證58與甲

證84-1內容之真偽，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項1

要件編號1D之文義所讀取。
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　⑸要件編號1e：甲證58圖5標示S4、S1、F5、D3、S5、S3、D1

接墊於噴墨晶片左側相片，標示S2、F3、D2接墊於噴墨晶片

右側相片，圖6為擊發胞元陣列的電路圖，包含閂鎖電路，

圖9為閂鎖電路之電路圖，圖10為一擊發胞元之電路圖(本院

卷四第149至152頁)。經查，甲證58圖5系爭產品1之噴墨晶

片左右兩側相片與圖6、9、10電路圖並無法勾稽，另外，同

要件編號1d比對，由甲證58圖5與甲證84-1圖M2-7至M2-10、

M1-2至M1-4與L1-1至L1-4、L2-1至L2-4、L3-1至L3-4之放大

相片無法確定具有閂鎖電路位於輸入端D1~D3與擊發胞元陣

列之間，且輸入接墊D1~D3標示是否正確並無其他內容可支

持，由於閂鎖電路之資料輸入端(D1至D3)連接至接墊與資料

輸出端(DC1至DC3)連接至擊發線路之關係皆未驗證，從甲證

58無法判斷系爭產品1是否符合要件1E，故系爭產品1無法為

系爭專利1請求項1要件編號1E之文義所讀取。

　⑹要件編號1f：甲證58圖11於噴墨晶片標示第一液滴產生器，

圖12於第一液滴產生器放大圖標示切割線C-C”，圖13為第

一液滴產生器在切割線C-C”下之剖面圖，圖10為一擊發胞

元之還原電路圖，圖14為一擊發胞元之符號圖，圖15為一擊

發胞元之設計電路圖，圖16為擊發胞元動作之模擬波形圖，

圖17為第一能量信號之波型圖，表1為擊發胞元輸入信號規

格表(本院卷四第154至161頁)。甲證84-1圖M2-12之擊發胞

元016為第一液滴產生器，並以圖F1-1至F1-4對應擊發胞元

第二金屬(M2)層、第一金屬(M1)層、多晶矽(Poly)層與基板

(Sub)層之影像，圖F1-5、F1-6為F1-2的放大圖，以相同色

塊與節點名稱標示該些放大圖與甲證58圖10，圖F1-7、F1-8

為標示電晶體T1、T2源極、汲極與閘極之照片(本院卷八第1

49至154頁)。經查，甲證58圖11系爭產品1之噴墨晶片中間

標示之第一液滴產生器與圖10電路圖並無法勾稽，圖14符號

圖與圖15電路圖之接腳DATASEL與PRECHARGE接連接至外部S

2，甲證84-1僅於照片標示電路圖T1、T2元件之源極、汲極

與閘極，未指明其餘元件(如T3至T6)之位置，甲證58圖10相
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同或近似色塊(黃色與粉色)標註於不同連接線造成混淆，圖

F1-5、F1-6因為套色緣故使原有相片金屬層連接方式不明，

甲證58圖10擊發胞元之還原電路圖仍無法與甲證84-1圖F1-1

至F1-8之相片完整勾稽所有元件與連線方式，故系爭產品1

無法為系爭專利1請求項1要件編號1F之文義所讀取。

　⑺要件編號1g：說明同要件編號1f，其中第一液滴產生器改為

第二液滴產生器。經查，理由同要件編號1f，其中第一液滴

產生器改為第二液滴產生器，故系爭產品1無法為系爭專利1

請求項1要件編號1G之文義所讀取。

　⑻要件編號1h：甲證58圖6說明同前述，甲證84-1圖M2-6為噴

墨晶片M2之照片，圖M2-9為M2-6左側放大圖，其中包含兩個

閂鎖電路(D3至DC3、D1至DC1)，圖L1-1至L1-4為閂鎖電路(D

1至DC1)M2層、M1層、多晶矽層與基板層之影像(本院卷八第

135至139頁)。經查，由甲證84-1圖M2-6、F2-7、F2-8、圖L

1-1至L1-4標註D1、DC1、DCLK與TA、TB之源極、汲極與閘

極，與甲證58圖6之部分放大圖電晶體TA、TB及連接方式相

同，該些電晶體可對應閂鎖電路(D1至DC1)之部分。甲證58

圖6輸入端D1至D3與閂鎖電路之間具有連接線，閂鎖電路與

擊發胞元陣列輸入端DC1至DC3之間也具有連接線，而甲證84

-1圖M2-6、M2-9、L1-1、L1-3、L1-4未有任何標示，圖L1-2

僅在閂鎖電路標示DCLK、D1、DC1等連接線，未證明標示D1

連接至輸入接墊D1、標示DC1連接至擊發胞元陣列輸入端DC

1、標示DCLK連接至與時鐘信號相關電路或輸入，甲證84-1

圖M1-2雖以紅色線條標註D1由晶片左側起經由閂鎖電路(D1

至DC1)並連接至右側擊發胞元陣列，惟該紅色線條係直接貫

穿閂鎖電路(D1至DC1)，該紅色線條如何產生未說明，且該

圖解析度明顯不足，無從判辨金屬層連線是否與紅色線條相

符，無法證明閂鎖電路(D1至DC1)組配閂鎖資料信號D1來提

供閂鎖資料信號DC1給擊發胞元陣列，故系爭產品1無法為系

爭專利1請求項1要件編號1H之文義所讀取。

01

02

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

03

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

04

05

06

07

08

09

10

25



　⑼要件編號1i：甲證58圖10為擊發胞元之還原電路圖，圖22為

控制信號S1至S5之波型圖(本院卷四第175至176頁)，甲證84

-1圖10同為擊發胞元之還原電路圖，輸入端DATASEL與PRECH

ARGE接連接至S1/S2/S3/S4/S5其中之一，圖M2-11標註圖M2-

12、圖M2-13之區域，圖M2-12包含擊發胞元016，圖2-13包

含擊發胞元169(本院卷八第148至153頁)，圖F1-1至F1-8同

前述要件編號1f說明。經查，由甲證84-1第27頁(本院卷八

第150頁)圖10電晶體T1閘極連接DATASEL輸入端，PRECHARGE

輸入端連接至未標示編號且閘極與汲極耦接之電晶體，DATA

SEL與PRECHARGE同樣連接至S2，甲證84-1圖F1-7標示T1閘

極，對照圖F1-6標示S2之連線與圖F1-2之M1金屬層圖案，T1

閘極應與S2相連，S2上部分與其他電晶體有連接關係，惟甲

證84-1僅有標示T1與T2之閘極、汲極與源極，並未完整解析

擊發胞元之完整電路，由原告之說明無法認定甲證84-1圖F1

-1至F1-8電路中S2金屬層導線的連接方式與甲證84-1第27頁

甲證58圖10相同，甲證84-1無法證明閂鎖電路閂鎖資料信號

的控制信號即是脈衝控制信號，故系爭產品1無法為系爭專

利1請求項1要件編號1I之文義所讀取。

　⑽原告雖主張甲證48-1圖4.1發射單元邏輯陣列與圖4.1.1發射

單元之電路圖，其連接關係可標示於甲證58圖6、14，擊發

胞元1133、1141(或191)之控制信號S2(或S4)可為DATASEL及

PRECHARGE，具有充電功能，可證明系爭產品1落入系爭專利

1請求項1要件編號1I，另由甲證48-1圖4.1與圖4.1.1可知DA

TASEL、SELECT、PRECHARGE可接收S1~S5中之一者，FIRE可

接收F3、F5中之一者，DATA可接收D1~D3、DC1~DC3中之一

者，如甲證58-2圖10-2所示云云(本院卷十一第55至58頁)。

惟查，根據甲證48-1第16頁說明，發射單元陣列係透過反向

分析軟體RCAD提取完成，該檢測報告僅有提供還原電路之結

果，並未提供分析過程，而甲證48-1圖4.1的發射單元邏輯

陣列，其中該圖之左側顯示有上下2群發射單元，一群具有1

2行乘以14列的發射單元，右側顯示發射單元群組排列與外
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部信號之連接方式，該圖4.1並未與任何的相片進行比對與

勾稽，難認圖4.1標示之資訊為正確，是難認由甲證48-1推

知甲證58圖6、14之內容為正確，亦不足以證明系爭產品1落

入系爭專利1請求項1要件編號1I之文義範圍，故原告主張顯

不足採。

　⒊綜上，系爭產品1雖有系爭專利1請求項1要件編號1A之技術

特徵，但未包含要件編號1B、1C、1D、1E、1F、1G、1H、1I

之技術特徵，故系爭產品1並未包含系爭專利1請求項1之全

部技術特徵，未落入系爭專利1請求項1之文義範圍。

　㈡系爭專利1請求項2、3均係請求項1之直接附屬項，解釋上應

包含請求項1之全部技術特徵及進一步限定之技術特徵，

因，系爭產品1未落入系爭專利1請求項1之文義範圍，故系

爭產品1亦未落入系爭專利1請求項2、3之文義範圍。

　㈢系爭產品1未落入系爭專利1請求項9之文義範圍：

　⒈系爭專利1請求項9之技術內容可解析為9個要件，分別

為：　

　⑴要件編號9A：一種流體噴出裝置，其包含：

　⑵要件編號9B：組配來傳導包括有第一能量脈衝之一第一能量

信號之一第一擊發線路；

　⑶要件編號9C：組配來傳導包括有第二能量脈衝之一第二能量

信號之一第二擊發線路；

　⑷要件編號9D：組配來傳導代表一影像之資料信號之資料線

路；

　⑸要件編號9E：組配來依照至少一時鐘信號以閂鎖該等資料信

號，來提供閂鎖資料信號之閂鎖電路；

　⑹要件編號9F：該閂鎖電路包括組配來藉由一時鐘信號來閂鎖

該等資料信號，以提供第一時序資料信號之第一閂鎖器，

　⑺要件編號9G：該閂鎖電路也包括組配來藉由脈衝充電控制信

號來閂鎖該等資料信號及該等第一時序資料信號，以提供該

等閂鎖資料信號之第二閂鎖器；
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　⑻要件編號9H：第一液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料

信號以響應該第一能量信號來噴出流體；以及

　⑼要件編號9I：第二液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料

信號以響應該第二能量信號來噴出流體。

　⒉系爭產品1與系爭專利1請求項9之文義比對：

　⑴要件編號9a、9b、9c、9d：系爭專利1要件編號9A、9B、9

C、9D之技術特徵分別與系爭專利1要件編號1A、1B、1C、1D

之技術特徵相同。如前所述，系爭產品1有系爭專利1請求項

1要件編號1A之技術特徵，但未包含要件編號1B至1I之技術

特徵，同理，系爭產品1有系爭專利1請求項9要件編號9A之

技術特徵，但未包含要件編號9B、9C、9D之技術特徵。

　⑵要件編號9e：除甲證58-2與甲證58具有相同圖5、圖6、圖

9、圖10之外，甲證58-2圖10-1為圖9與圖10連接示意圖，圖

10-2為圖6部分與圖10連接示意圖(本院卷九第39至40頁)。

經查，系爭專利1要件編號9E與要件編號1E近似，要件編號9

E更進一步界定「來依照至少一時鐘信號」，同要件編號1E

理由，甲證58-2相片欠缺閂鎖電路與時鐘信號之標示，且D1

~D3標示是否正確並無其他內容可支持，由甲證58圖5與甲證

84-1相片無法確定具有閂鎖電路位於輸入端D1~D3與擊發胞

元陣列之間，圖L1-2雖標示DCLK、DC1、D1，也未證明DCLK

與時鐘信號相關、DC1與擊發胞元陣列相連、D1與輸入接墊D

1相連，該些相片與甲證58-2圖6、9、10、圖10-1電路圖並

無法勾稽，由甲證58、58-2無從判斷系爭產品1具有要件編

號9E閂鎖電路之連接特徵，故系爭產品1無法為系爭專利1請

求項9要件編號9E之文義所讀取。

　⑶要件編號9f：除前述甲證58圖6之外，甲證58-2圖6、9為第

一閂鎖器與閂鎖電路之電路圖(本院卷九第43至44頁)。經

查，系爭專利1要件編號9F與要件編號1H近似，要件編號9E

除文字酌修增加「包括組配來」，更進一步界定「以提供第

一時序資料信號之第一閂鎖器」。由前述要件編號1H理由可

知，甲證84-1圖M2-6、M2-9標註閂鎖電路(D1至DC1)與甲證5
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8-2圖9之部分放大圖電晶體TA、TB及連接方式相同，DC1相

當於第一時序資料信號，該電路為閂鎖電路(第一閂鎖器)。

甲證84-1圖M1-2雖以紅色線條標註D1由晶片左側起經由閂鎖

電路(D1至DC1)並連接至右側擊發胞元陣列，惟該紅色線條

係直接貫穿閂鎖電路(D1至DC1)，且其產生方式不明，此

外，該圖解析度明顯不足，無從判辨金屬層連線與紅色線條

是否相符，甲證58-2與甲證84-1皆無法證明閂鎖電路(D1至D

C1)組配來閂鎖資料信號D1來提供第一時脈資料信號DC1給擊

發胞元陣列，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項9要件編

號9F之文義所讀取。

　⑷要件編號9g：甲證58-2圖10擊發胞元之還原電路圖，圖10-1

為圖9與圖10連接示意圖，圖10-2為圖6之部分與圖10連接示

意圖(本院卷九第46至48頁)。經查，系爭專利1要件編號9G

與要件編號1I近似，要件編號9G除文字酌修增加「也包括組

配來」，更進一步界定「及該等第一時序資料信號，以提供

該等閂鎖資料信號之第二閂鎖器」。甲證58-2圖10-1顯示第

二閂鎖器閂鎖之輸入資料 來自第一閂鎖器輸出之DC1，

圖10-2顯示第二閂鎖器閂鎖資料訊號D1，惟上述電路之連接

關係並未有相對應的相片解析，甲證58-2與甲證84-1並未有

相關照片可資證明，另外同要件編號1i理由，甲證58-2、甲

證84-1無法證明閂鎖電路閂鎖資料信號的控制信號即是脈衝

充電控制信號，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項9要件

編號9G之文義所讀取。

　⑸要件編號9h、9i：系爭專利1請求項9要件編號9H、9I之技術

特徵與要件編號1F、1G之技術特徵相同，如前所述，系爭產

品1未包含要件編號1F、1G之技術特徵，同理，系爭產品1亦

未包含系爭專利1請求項9要件編號9H、9I之技術特徵。

　⒊綜上，系爭產品1雖有系爭專利1請求項9要件編號9A之技術

特徵，但未包含要件編號9B至9I之技術特徵，故系爭產品1

並未包含系爭專利1請求項9之全部技術特徵，未落入系爭專

利1請求項9之文義範圍。
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　㈣系爭產品2至4未落入系爭專利1請求項1至3、9之文義範圍：

　　原告另以甲證59、60-2、61(分別以系爭產品2至4比對系爭

專利1請求項1至3侵權比對表)與甲證59-2、60-3、61-2(分

別以系爭產品2至4與系爭專利1請求項9侵權比對簡表)主張

系爭產品2至4落入系爭專利1請求項1至3、9之文義範圍，另

以甲證85至87補充系爭專利1與系爭產品2至4等效電路、晶

片結構之比對表，經查，甲證59、60-2、61、59-2、60-3、

61-2除分析標的物(即系爭產品2至4)與系爭產品1不同外，

其餘分析手法與比對內容與甲證58、58-1、84-1並無實質差

異，依前開所述，系爭產品2至4亦未落入系爭專利1請求項1

至3、9之文義範圍。

七、系爭產品未落入系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文

義範圍：

　㈠系爭產品1未落入系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文

義範圍：　

　⒈系爭專利2請求項1之技術內容可解析為9個要件，分別為：

　⑴要件編號1A'：一種流體噴出裝置，其包含：

　⑵要件編號1B'：適合傳輸包含多數能脈波之一第一能信號之

一第一發射線；

　⑶要件編號1C'：適合傳輸包含多數能脈波之一第二能信號之

一第二發射線；

　⑷要件編號1D'：組配來提供有效或無效之第一位址信號之一

第一位址產生器；

　⑸要件編號1E'：組配來提供有效或無效之第二位址信號之一

第二位址產生器；

　⑹要件編號1F'：電耦接至該第一發射線之第一墨滴產生器，

且其係組配來響應於該第一能信號而基於有效的第一位址信

號噴出流體；以及

　⑺要件編號1G'：電耦接至該第二發射線之第二墨滴產生器，

且其係組配來響應於該第二能信號而基於有效的第二位址信

號噴出流體；以及
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　⑻要件編號1H'：其中該第一位址產生器係被組配來在該第二

位址產生器提供無效的第二位址信號時提供有效的第一位址

信號，而

　⑼要件編號1I'：該第二位址產生器係被組配來在該第一位址

產生器提供無效的第一位址信號時提供有效的第二位址信

號。

　⒉系爭產品1與系爭專利2請求項1之文義比對：

　⑴要件編號1a'：甲證62圖1-1、1-2、2、3(本院卷四第339至3

41頁)顯示系爭產品1是包含噴墨晶片之黑色墨水匣，系爭產

品1為系爭專利2請求項1要件編號1A'之文義所讀取。

　⑵要件編號1b'：甲證62圖4至7(本院卷四第342至345頁)之說

明，同甲證58圖4至7之說明。甲證88圖M2-2為晶片第二金屬

層相片，圖M2-3為圖M2-2層部分放大照片(本院卷八第255至

256頁)。經查，甲證62圖4系爭產品1晶片之第二金屬層結構

相片標示第一發射線與圖6電路圖無法勾稽，無法確定圖4中

間標示區域為第一發射線。甲證62圖5晶片右側由上往下第

六接墊標示為F3，其標示是否正確，亦無其他內容可支持。

甲證62圖7第一能信號F3的振幅、頻率與工作週期等數據，

所憑依據不明。而甲證88圖M2-2、M2-3以紅線標示F3，未說

明紅線產生方式，圖M2-2、M2-3解析度不足，無法辨別金屬

層圖案與紅線相符，且未證明該紅線標示F3與圖F1-5墨滴產

生器之第一能信號端F3相連接。由於無法甲證62或甲證88判

斷上述第一能信號與第一發射線之內容是否正確，故難認系

爭產品1為系爭專利2請求項1要件編號1B'之文義所讀取。

　⑶要件編號1c'：甲證62圖4標示接墊與第二發射線於噴墨晶片

全圖，圖5、圖6說明同要件1b'，圖8為第二能量信號F5之模

擬時序圖(本院卷四第346至349頁)，甲證88圖M2-4為晶片第

二金屬層相片，圖M2-5為圖M2-4層部分放大照片(本院卷八

第257至258頁)。經查，甲證62圖4之系爭產品1晶片相片標

示第二發射線與圖6電路圖無法勾稽，無法確定圖4中間標示

區域為第二發射線。圖5晶片左側由上往下第三接墊雖標示
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為F5，然無證據證明該標示內容是否正確。圖8第二能信號F

5的振幅、頻率與工作週期等數據，所憑之依據不明。而甲

證88圖M2-4、M2-5以紅線標示F5，未說明紅線產生方式，圖

M2-4、M2-5解析度不足，無法辨別金屬層圖案與紅線相符，

且未證明該紅線標示F5與圖F2-5墨滴產生器之第一能信號端

F5相連接。由於無法甲證62或甲證88判斷上述第二能信號是

否正確，故難認系爭產品1為系爭專利2請求項1要件編號1

C'之文義所讀取。

　⑷要件編號1d'：甲證62圖9系爭產品1晶片之還原電路圖，圖1

0為第一位址產生器符號圖，圖11為第一位址產生器之還原

電路圖，主要包含方向電路、移位暫存器、邏輯陣列，圖12

為邏輯陣列的還原電路圖，圖13、14為第一位址產生器之模

擬波形圖(本院卷四第350至355頁)，甲證88圖M1-1為系爭產

品1晶片之第一金屬層照片，圖M1-2為M1-1之第一位址產生

器放大照片，圖M1-3為在M1-2標示第一位址線A1至A6之照

片，圖M1-4為在M1-2標示方向電路、移位暫存器及邏輯陣列

之照片，圖M1-5為在M1-2標示邏輯陣列中之T1(S5)、T2(S1)

至T3(S4)及來自移位暫存器信號的路徑之照片，圖V1-1、V1

-2、V1-3為M1-5位址評估電晶體之放大照片，分別顯示第一

金屬(M1)層、多晶矽層及基板層(本院卷八第259至264頁)。

經查，甲證62圖9至12第一位址產生器還原電路圖與甲證88

圖M1-1、M1-2、M1-3、M1-4、M1-5無法勾稽，上述甲證88之

相片僅標示出方向電路、移位暫存器、邏輯陣列大致位置、

A1至A6、T1至T3、G1與位址評估電晶體之閘極、源極與汲

極，並未完整比對出還原電路圖與相片的對應關係，無從判

斷上述甲證62還原電路圖內容是否正確。甲證62圖12、圖1

3，當控制信號S1上升緣至S4上升緣之第1期間，位址評估電

晶體導通，第一位址信號為有效，當控制信號S4上升緣至S1

上升緣之第2期間，位址評估電晶體關閉，第一位址信號為

無效，圖13正向模擬結果與圖12電路原理相符，同理，圖14

反向模擬結果與圖12相符，圖13、14模擬結果顯示圖12第一
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位址產生器可產生有效或無效之第一位址信號，惟如前述，

甲證62圖9至12電路圖還原步驟不完整，難認系爭產品1相片

之第一位址產生器與甲證62圖9至12電路圖相同。圖13與圖1

4分別模擬正向與反向掃描，由於該些模擬同樣基於甲證62

圖9至12還原電路圖所為之，圖13、14所示有效或無效第一

位址信號之正確性尚有疑義。由於無從判斷甲證62、甲證88

內容是否正確，故難認系爭產品1為系爭專利2請求項1要件

編號1D'之文義所讀取。

　⑸要件編號1e'：甲證62圖9、12、13、14說明如前所述，圖15

為第二位址產生器符號圖，圖16為第二位址產生器之還原電

路圖，主要包含方向電路、移位暫存器、邏輯陣列(本院卷

四第358至363頁)，甲證88圖M1-6為系爭產品1晶片標示第二

位址產生器之第一金屬層之照片，圖M1-7為M1-6之第二位址

產生器放大照片，圖M1-8為在M1-7標示第二位址線B1至B6之

照片，圖M1-9為在M1-7標示方向電路、移位暫存器及邏輯陣

列之照片，圖M1-10為在M1-7標示來自邏輯陣列中之T1(S

2)、T2(S3)至T3(S1)及來自移位暫存器信號的路徑之照片，

圖V2-1、V2-2、V2-3為M1-10位址評估電晶體之放大照片，

顯示位址評估電晶體之位置，分別顯示第一金屬層(M1)、多

晶矽層及基板層(本院卷八第265至270頁)。經查，甲證62圖

9、12、15、16第二位址產生器還原電路圖與甲證88圖M1-

6、M1-7、M1-8、M1-9、M1-10無法勾稽，其理由與要件1

d’相同，是無從判斷甲證62、甲證88內容是否正確。甲證6

2圖12、圖13，當控制信號S3上升緣至S1上升緣之第5期間，

位址評估電晶體導通，第二位址信號為有效，當控制信號S1

上升緣至S3上升緣之第6期間，位址評估電晶體關閉，第二

位址信號為無效，圖13正向模擬結果與圖12電路原理相符，

同理，圖14正向模擬結果與圖12相符，圖13、14模擬結果顯

示圖12第二位址產生器可產生有效或無效之第二位址信號，

惟如前述，甲證62圖9、15、16、12電路圖還原步驟不完

整，難認系爭產品1相片之第二位址產生器與甲證62圖9、1
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5、16、12電路圖相同，故系爭產品1無法為系爭專利2請求

項1要件編號1E'之文義所讀取。

　⑹要件編號1f'：甲證62圖17於噴墨晶片相片標示第一墨滴產

生器，圖18於第一墨滴產生器放大圖標示切割線C-C'，圖19

為第一墨滴產生器在切割線C-C'下之剖面圖，圖20為一發射

單元之還原電路圖，圖21為一發射單元之符號圖，圖22為將

圖20輸入電子設計軟體之發射單元電路圖，圖23為發射單元

動作之模擬波形圖，圖24為第一能信號之波型圖，表1為發

射單元輸入信號規格表(本院卷四第366至373頁)。甲證88圖

M2-6為系爭產品1第二金屬層(M2)晶片全圖，圖M2-7標示發

射單元016，並以圖F1-1至F1-4對應發射單元第二金屬層(M

2)、第一金屬層(M1)、多晶矽層(Poly)與基板層(Sub)之影

像，圖F1-5、F1-6為F1-2的放大相片，該些放大相片與甲證

88第22頁之甲證62圖10均以相同色塊與節點名稱進行標示

(本院卷八第272至277頁)。經查，甲證62圖17至19系爭產品

1噴墨晶片中間標示之第一墨滴產生器與圖20電路圖無法勾

稽，圖21符號圖與圖22電路圖之接腳DATASEL與PRECHARGE皆

連接至外部S2，FIRE連接至外部F3，DATA連接至外部DC1，

原告未完整且逐步還原甲證88圖F1-1至F1-6相片的第一墨滴

產生器之所有元件與其連接關係，無法確認甲證62圖20、圖

21、圖22是否正確。甲證88圖F1-5標示F3與電阻器一端相

連，甲證62圖20之發射電阻器經由端子FIRE連接F3，兩者連

接關係相符，惟甲證88未交代圖F1-5發射單元之第一發射線

是否確實連接至圖M2-3之F3，且圖M2-3之F3解析度不足，無

法確認紅線標示F3是否為真，甲證62與甲證88無法對應要件

1F'之「且其係組配來響應於第一能信號」。另外甲證88圖F

1-6雖顯示A̅1̅、A̅2̅，圖F1-3、F1-4顯示A̅1̅、A̅2̅分別連接至其

中兩個電晶體之閘極，惟甲證88未指出A̅1̅、A̅2̅是否來自第一

位址產生器，甲證62與甲證88無法對應要件1F'之「基於有

效的第一位址信號」。由於甲證88未完整解析發射單元，從

而無法確認甲證62圖20發射單元之還原電路圖的正確性，甲
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證62圖23、圖24模擬之正確性既無法確定，則該部分模擬無

法對應要件1F'之「響應於該第一能信號」與「有效的第一

位址信號」，故系爭產品1未為系爭專利2請求項1要件編號1

F'之文義所讀取。　

　⑺要件編號1g'：

　　甲證62圖17於噴墨晶片相片標示第二墨滴產生器，圖18於第

二墨滴產生器放大圖標示切割線C-C'，圖19為第二墨滴產生

器在切割線C-C'下之剖面圖，圖20為一發射單元之還原電路

圖，圖25為一發射單元之符號圖，圖26為將圖20輸入電子設

計軟體之發射單元電路圖，圖27為發射單元動作之模擬波形

圖，圖28為第二能信號之波型圖，表2為發射單元輸入信號

規格表。甲證88圖M2-6為系爭產品1第二金屬層(M2)晶片全

圖，圖M2-8標示發射單元169，並以圖F2-1至F2-4對應發射

單元第二金屬層(M2)、第一金屬層(M1)、多晶矽層(Poly)與

基板層(Sub)之影像，圖F2-5、F2-6為F2-2的放大相片，該

些放大相片與甲證88第22頁之甲證62圖10均以相同色塊與節

點名稱進行標示(本院卷八第272至277頁)。依前開要件編號

1f'所述之理由，系爭產品1無法為系爭專利2請求項1要件編

號1G'之文義所讀取。

　⑻要件編號1h'、1i'：

　①甲證62圖13、14分別為正向掃描與反向掃描時，第一位址產

生器與第二位址產生器之模擬信號波形圖(本院卷四第362至

363頁)。原告主張甲證62圖13正向之期間9與圖14反向之期

間10，當第二位址信號B1N至B6N為無效時，第一位址信號A1

N至A6N為有效，其原理與要件1D'、1E'產生有效、無效之第

一或第二位置相同，當控制信號S1上升緣至S4上升緣之第1

期間，位址評估電晶體導通，第一位址信號為有效，當控制

信號S4上升緣至S1上升緣之第2期間，第一位址信號為無

效，當控制信號S3上升緣至S1上升緣之第5期間，第二位址

信號為有效，當控制信號S1上升緣至S3上升緣之第6期間，

第二位址信號為無效。循序輸入控制信號S1至S6對應輸出之
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第一、第二位址信號，依時序前後分為三個期間，整理控制

信號、第一位址信號與第二位址信號之關係如下：

　⓵當控制信號S1上升緣至S3上升緣之期間，第一位址信號為有

效，第二位址信號為無效，相當於甲證62第50頁圖13第9期間

與第51頁圖14第10期間。

  ⓶當控制信號S3上升緣至S4上升緣之期間，第一位址信號為有

　  效，第二位址信號為有效，相當於甲證62第50頁圖13第9期

　　間後控制信號S3為高位準之期間。

　⓷當控制信號S4上升緣至S1上升緣之期間，第一位址信號為無

　　效，第二位址信號為有效，相當於甲證62第54頁圖13第11期

　　間與第55頁圖14第12期間。

　②上述第⓵、⓷點期間，內容分別對應要件1H'、1I'，惟第

⓵、⓷點之期間長度並不相等，且依申請專利範圍解釋「第

一位址產生器」、「第二位址產生器」，要件1H'、1I'須同

時比對且不可分割，第⓶點期間，第一位址信號、第二位址

信號皆為有效，不符原告於114年6月13日舉發答辯書(乙證1

6第5頁，本院卷八第25頁)明確主張兩個位址產生器的其中

一個位址產生器產生有效的位址信號時，另一個位址產生器

則產生無效的位址信號，也不同於申請專利範圍解釋「第一

位址產生器」、「第二位址產生器」之其中一者無效，另一

者則為有效之兩種輸出態樣，參系爭專利2說明書與圖13、1

4，第一位址信號與第二位址信號不會出現同時為有效之情

況，原告未進一步說明期間長度不等與同時產生有效位址信

號原因，是甲證62圖9至12、15、16電路圖是否正確還原，

或信號輸入條件是否誤並非無疑。又如前所述，甲證62圖9

至12、15、16電路圖還原步驟不完整，難認系爭產品1相片

之第一、第二位址產生器與甲證62圖9至12、15、16電路圖

相同，及圖13、14模擬結果是否正確，故難認系爭產品1為

系爭專利2請求項1要件編號1H'、1I'之文義所讀取。

  ⒊綜上，系爭產品1雖有系爭專利2請求項1要件編號1A'之技術

特徵，但未包含要件編號1B'至1I'之技術特徵，故系爭產品
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1並未包含系爭專利2請求項1之全部技術特徵，未落入系爭

專利2請求項1之文義範圍。　　　

　㈡系爭專利2請求項2至4、7至9、16均係請求項1之直接附屬

項，系爭專利2請求項17依附於請求項16，請求項18、19依

附於請求項17，是系爭專利2請求項17至19均係請求項1之間

接附屬項，解釋上應包含請求項1之全部技術特徵及進一步

限定之技術特徵，因系爭產品1未落入系爭專利2請求項1之

文義範圍，故系爭產品1亦未落入系爭專利2請求項2至4、7

至9、16至19的文義範圍。

　㈢系爭產品2至4未落入系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19

之文義範圍：

　　原告以甲證63至65(侵權比對表)、甲證63-1至65-1(侵權比

對簡表)主張系爭產品2至4落入系爭專利1請求項1至4、7至

9、16至19之文義範圍，又以甲證89至91補充系爭專利2與系

爭產品2至4等效電路、晶片結構之比對表云云。經查，甲證

63至65除分析標的物(系爭產品2至4)與系爭產品1不同外，

其餘分析手法與比對內容與甲證62、62-1、88並無實質差

異，依前開所述，系爭產品2至4亦未落入系爭專利2請求項1

至4、7至9、16至19之文義範圍。

陸、綜上所述，系爭產品均未落入系爭專利1請求項1至3、9之文

義範圍，亦均未落入系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19

之文義範圍，並無侵害原告系爭專利權之情事。從而，原告

主張依前揭規定，請求判決如前述聲明所載，並無理由，應

予駁回。原告之訴既經駁回，假執行之聲請亦失所附麗，應

併予駁回。

柒、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據資料，經

本院審酌後認與判決結果不生影響，爰不一一論列。另原告

聲請關於損害賠償之調查證據事項，亦無調查必要，附此敘

明。且原告既不得以系爭專利遭侵害請求被告排除、防止侵

害、銷毀及賠償損害，本件即無另為中間判決之必要，爰為

終局判決。
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據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2

條、民事訴訟法第78條，判決如主文。　　

中　　華　　民　　國　　115 　年　　7 　　月　　22　　日

                          智慧財產第二庭

                                  法  官　王碧瑩

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上

訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但

書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附

具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所

定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上

訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　7 　　月　　22　　日

                                  書記官  江定宜

附註：

智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

Ⅰ智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律

  師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察

  官、律師資格者，不在此限：

  一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴

　　  訟法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。

  二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事

　　  訴訟事件。

  三、第二審民事訴訟事件。

  四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其

　　  他事件之聲請或抗告。

  五、前四款之再審事件。

  六、第三審法院之事件。

  七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。

Ⅴ當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人

  為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，
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  並經法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。01
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.he-table {
  position: relative;
  width: 100%;
  table-layout: fixed;
  border-collapse: collapse;
}

.he-td {
  position: relative;
  min-height: 30px;
  line-height: 150%;
  vertical-align: top;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  border: 1px solid black;
  word-wrap: break-word;
  /*overflow: hidden; 為了TD下的DIV固定高度，把這個STYLE拿掉*/ 
}

.pen-record {
  display: flex;
  flex-direction: row;
}

.pen-record-ans {
  flex: initial;
  outline-color: #AAAAAA;
  max-width: 600px;
}

.pen-record-ques {
  flex: initial;
  outline-color: #AAAAAA;
  max-width: 600px;
}

.pen-record-text {
  flex: 1;
  outline-color: #AAAAAA;
}

.he-h1 {
  text-align: center;
  font-size: 28px;
  line-height: 185%;
}

.he-h2 {
  line-height: 150%;
}

.he-h3 {
/*  font-weight: bold;
  line-height: 200%;*/
  /*padding-left: 96px;*/
}

/*.he-button {
  position: relative;
  display: inline-block;
  cursor: pointer;
  padding: 0 4px;
  margin: 0 2px;
  background: linear-gradient(#ffffff,#E0E1E2);
  border-radius: 3px;
  box-shadow: 0 0 0 1px rgba(34,36,38,.15) inset;
  -webkit-user-select: none !important;
  transition: opacity .1s ease,background-color .1s ease,color .1s ease,box-shadow .1s ease,background .1s ease;
}

.he-button:hover {
  background: #FFF;
  box-shadow: 0 0 0 1px rgba(34,36,38,.35) inset, 0 0 0 0 rgba(34,36,38,.15) inset;
}*/

.ui-resizable-helper {
    border: 2px dotted #888888;
    background-color: #888888;
    opacity: .3;
}

.thin-scrollbar::-webkit-scrollbar {
    height: 10px;
    width: 10px;
}

::-webkit-scrollbar {
    height: 15px;
    width: 15px;
}

::-webkit-scrollbar-thumb {
    border-radius: 5px;
    box-shadow: inset 0 0 6px rgba(0,0,0,0.6); 
    background-color: #DDDDDD;
}

/*overWrite user agent styleSheet*/
table {
    white-space: inherit;
    line-height: inherit;
    font-weight: inherit;
    font-size: inherit;
    font-style: inherit;
}

@media print {
    .page-break {
        page-break-after: always;
    }
}

/* 為了讓padding可以讓裡面長 */
* { 
  -webkit-box-sizing: border-box; /* Safari/Chrome, other WebKit */
  -moz-box-sizing: border-box;    /* Firefox, other Gecko */
  box-sizing: border-box;         /* Opera/IE 8+ */
 }

/*selection color*/
::selection{
  background: #009FCC;
}

.wordbar { 
	background: #009FCC;
}

.barcode {
	font-family: "Free 3 of 9";
}

div {
  -ms-text-justify: inter-ideograph;
}

.justify-para {
  text-align:justify;
  text-align-last:justify
 }
 
.lightbar {
	background : yellow ;
}

#loadingSpinner {
  margin: 100px auto 0;
  width: 70px;
  text-align: center;
}

#loadingSpinner > div {
  width: 18px;
  height: 18px;
  background-color: #333;
  margin-left : 10px;
  border-radius: 100%;
  display: inline-block;
  -webkit-animation: sk-bouncedelay 2.4s infinite ease-in-out both;
  animation: sk-bouncedelay 2.4s infinite ease-in-out both;
}

#loadingSpinner .bounce1 {
  -webkit-animation-delay: -1.2s;
  animation-delay: -1.2s;
}

#loadingSpinner .bounce2 {
  -webkit-animation-delay: -0.6s;
  animation-delay: -0.6s;
}

@-webkit-keyframes sk-bouncedelay {
  0%, 80%, 100% { -webkit-transform: scale(0) }
  40% { -webkit-transform: scale(1.0) }
}

@keyframes sk-bouncedelay {
  0%, 80%, 100% { 
    -webkit-transform: scale(0);
    transform: scale(0);
  } 40% { 
    -webkit-transform: scale(1.0);
    transform: scale(1.0);
  }
}

.resizableS { 
	width: 95%; 
	height: 10px; 
	position:absolute; 
	left : 0; 
	bottom: 0; 
	cursor: s-resize; 
}

.resizableE { 
	width: 10px; 
	height: 95%; 
	position:absolute; 
	right : 0; 
	top: 0; 
	cursor: e-resize; 
}

.hyperlinkText {
	color 			: blue ; 
	text-decoration : underline ;

}
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智慧財產及商業法院民事判決　
114年度民專訴字第21號
原　　　告　  Hewlett-Packard Development Company, L.P.               （惠普研發公司）
法定代理人　  Benjamin Searle
訴訟代理人　  楊代華律師
          　  陳佳菁律師
複 代理 人　  許書瑋律師
訴訟代理人　　陳香羽律師
　　　　　　  吳弈錡專利師  
　　　　　　  呂正忠專利師  
被　　　告　  研能科技股份有限公司
兼法定代理人　莫皓然       
共      同
訴訟代理人　  何愛文律師  
　　　　　　  王仁君律師  
　　　　　    洪振盛律師
複 代理 人　  林伯榮律師　　　　　　 
訴訟代理人　　黃仁宜律師(言詞辯論後解除委任) 
上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國115年6月17日言詞辯論終結，判決如下：
    主  文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
　　事實及理由
甲、程序部分： 
　　按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法），而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上字第2259號判決意旨參照）。次按專利法所保護之智慧財產權益所生之第一、二審民事訴訟事件，智慧財產法院有管轄權，智慧財產案件審理法第9條、智慧財產及商業法院組織法第3條第1款分別定有明文。查本件原告為依外國法設立之外國法人，具有涉外因素，為涉外民事事件，原告主張被告所製造並販售之型號「60XL(黑色/black)」、「60XL(彩色/color)」、「901XL(黑色/black)」、「901(彩色/color)」墨水匣(下分稱系爭產品1、2、3、4，合稱系爭產品)侵害其所有中華民國第I323221號「具有資料信號閂鎖電路之流體噴出裝置」、第I338624號「流體噴出裝置（二）」(下分稱系爭專利1、2，合稱系爭專利)，而依原告所提出甲證35公證書之附件29、32、36、38、41、44、50、54所示，系爭產品1至4之製造國、製造商為台灣、Microjet(대만, 마이크로젯)，核與被告研能科技股份有限公司(下稱被告公司)英文名稱之特取名稱「Microjet」部分相符，且包裝盒底部載有「Made in Taiwan」文字，可知系爭產品係於我國境內製造(此部分詳後述)，又被告公司之營業所所在地設在我國境內，原告所主張被告侵害系爭專利之虞之行為地亦在本國境內，自得類推適用民事訴訟法第2條第2項、第15條第1項規定，本院具有管轄權，至被告公司辯稱系爭產品為原告委託第三人於韓國網站購買、運送，再由第三人運送系爭產品至臺灣並於中國大陸進行鑑定，均屬境外行為，本院並無管轄權云云，核屬無據。
乙、實體部分：
壹、原告主張：
一、原告為系爭專利1、2之專利權人，專利權期間分別自民國99年4月11日至115年10月1日、100年3月11日至114年3月21日止。詎原告委託訴外人Pinkerton調查公司自韓商JC Line株式會社(JC Line Co,Kr)官方網頁購買被告公司所製造並販售之系爭產品，並經訴外人上海新微技術研發中心有限公司為侵權比對，認系爭產品已落入系爭專利1請求項1至3、9及系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍，被告公司明知或有能力查證知悉系爭專利之存在，卻未盡防止侵權責任，應有故意或過失侵害系爭專利權，爰依專利法第96條第1、3項規定，請求被告公司排除、防止侵害及銷毀；依專利法第96條第2項、民法第184條第1項前段、第177條第2項、第179條規定，請求被告公司負損害賠償責任；另被告莫皓然為被告公司之負責人，爰依公司法第23條第2項之規定，與被告公司連帶負損害賠償責任等語。
二、並聲明：㈠被告等應連帶給付原告新臺幣(下同)10,000,000元暨自本起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。㈡被告公司不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口系爭產品或其他侵害系爭專利1之產品。㈢被告公司應將尚未售出已製造、為販賣之要約、陳列、使用系爭產品或其他侵害系爭專利1產品之成品、半成品及從事侵害行為之原料與器具回收及銷毀。㈣訴訟費用由被告等連帶負擔。㈤就第一項之聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。
貳、被告等則以：
一、原告購買之系爭產品非於我國販售，而係原告委託訴外人自韓國網站購買、運送至臺灣，且購買、交付與配送過程均發生於韓國，並於上海進行產品鑑定，是被告公司於我國境內無實施系爭專利之行為。又原告所提之證據資料均無法證明系爭產品為被告公司所製造、販售、有侵害系爭專利之行為，且系爭產品為被告公司使用原告已出售之墨水匣回收填充墨水，屬專利權耗盡產品，是原告主張訴之聲明第二、三項顯無理由。另原告之侵權比對分析表未正確解釋系爭專利之專利申請範圍，系爭產品未落入系爭專利1請求項1至3、9及系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍。又系爭專利1說明書之內容違反93年專利法第26條第2項規定；系爭專利1請求項1至3之申請專利範圍，違反93年專利法第26條第3項規定；乙證6、7足以證明系爭專利1請求項1至3不具新穎性及進步性；乙證6、7之組合，足以證明系爭專利1請求項1至3不具進步性；乙證7足以證明系爭專利1請求項9不具新穎性；乙證7、乙證7、19之組合、乙證6、7、19之組合，足以證明系爭專利1請求項9不具進步性。另系爭專利2說明書之內容違反99年專利法第26條第2項規定；系爭專利2請求項1至4、7至9及16至19之申請專利範圍，違反99年專利法第26條第3項規定；乙證8足以證明系爭專利2請求項1不具新穎性；乙證8、9、乙證8、9之組合足以證明系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19不具進步性，故系爭專利有應撤銷事由，原告不得對被告主張專利權等語，置為抗辯。
二、並答辯聲明：㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回。㈡訴訟費用由原告負擔。㈢如受不利判決，請准供擔保免為假執行。
參、兩造不爭執事項(本院卷七第347頁，並依判決格式修正或刪減文句）：
一、原告為系爭專利1之專利權人，申請日為95年10月2日，公告日為99年4月11日，專利權期間自99年4月11日至115年10月1日止。
二、原告為系爭專利2之專利權人，申請日為94年3月22日，公告日100年3月11日，專利保護期間自100年3月11日起至114年3月21日止。專利權期限已屆至。
三、被告莫皓然係被告公司之負責人。
四、原告所屬集團生產HP品牌之墨水匣產品型號包括60XL（黑色/black）、60XL（彩色/color）、901XL（黑色/black）與901（彩色/color）。
五、原告委託第三人Pinkerton調查公司自韓商JC Line株式會社(JC Line Co.Kr)官方網頁購買系爭產品。
六、被告公司設立於85年並登記「CC01110資料儲存及處理設備製造業」作為所營事業之營業項目，該營業項目包括研究、開發、生產、製造及銷售噴墨式印頭填充墨水、噴墨式列印頭墨水匣等產品。　　
肆、兩造爭執事項(本院卷九第8至9頁、本院卷十一第13頁，並依判決格式修正或刪減文句）：　　
一、本件本院是否有管轄權？
二、甲證35附件88至94所示之60XL（黑色/black）、甲證35附件73至80所示之60XL（彩色/color）、甲證35附件95至101所示之901XL（黑色/black）、甲證35附件81至87所示之901（彩色/color）墨水匣是否為被告公司所生產、銷售？
三、系爭產品是否係被告使用原告公司已出售之墨水匣回收填充墨水？若是，被告前開行為，是否有專利權耗盡原則之適用？
四、申請專利範圍用語解釋：
  ㈠系爭專利1請求項1之「閂鎖電路」一詞之文義？
  ㈡系爭專利1請求項1之「閂鎖資料信號」一詞之文義？
  ㈢系爭專利2請求項1之「第一位址產生器」、「第二位址產生器」一詞之文義?
  ㈣系爭專利2請求項4之「角隅」一詞之文義?
五、專利侵權部分：
  ㈠系爭產品是否落入系爭專利1請求項1至3、9之文義範圍？
  ㈡系爭產品是否落入系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍？
六、專利有效性部分：
  ㈠系爭專利1部分：  
  ⒈系爭專利1說明書內容是否違反93年專利法第26條第2項規定，未明確且充分揭露？
  ⒉系爭專利1請求項1至3之申請專利範圍是否違反93年專利法第26條第3項規定，不為發明說明及圖式所支持？
  ⒊乙證6是否足以證明系爭專利1請求項1至3不具新穎性？
  ⒋乙證7是否足以證明系爭專利1請求項1至3不具新穎性？
  ⒌乙證6是否足以證明系爭專利1請求項1至3不具進步性？
  ⒍乙證7是否足以證明系爭專利1請求項1至3不具進步性？
  ⒎乙證6、7之組合是否足以證明系爭專利1請求項1至3不具進步性？
  ⒏乙證7是否足以證明系爭專利1請求項9不具新穎性?
  ⒐乙證7、乙證7、19之組合、乙證6、7、19之組合是否足以證明系爭專利1請求項9不具進步性?
  ㈡系爭專利2部分：  
　⒈系爭專利2說明書內容是否違反99年專利法第26條第2項規定，未明確且充分揭露？
　⒉系爭專利2請求項1至4、7至9及16至19之申請專利範圍是否違反99年專利法第26條第3項規定，不為發明說明及圖式所支持？
　⒊乙證8是否足以證明系爭專利2請求項1不具新穎性？
　⒋乙證8是否足以證明系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19不具進步性？
　⒌乙證9是否足以證明系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19不具進步性？
　⒍乙證8、9之組合是否足以證明系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19不具進步性？
　㈢原告依專利法第96條第1、3項規定，請求被告公司排除、防止侵害及銷毀，有無理由？
　㈣原告依專利法第96條第2項、民法第177條第2項、第179條、第184條第1項前段及公司法第23條第2項之規定，擇一請求被告等連帶負損害賠償責任，有無理由？如有，金額為何？
伍、得心證之理由：
一、系爭專利1之技術分析：　　
　㈠系爭專利1之技術內容：　
　⒈系爭專利1所欲解決問題：
　　隨著噴墨列印頭已逐步形成，液滴產生器之個數已增加以改善列印速度及/或品質。每一列印頭的液滴產生器之個數增加已形成在一列印頭模要使被增加之擊發電阻器的個數激能時在列印頭模上被要求之輸入填襯的個數增加結果。在一型式之列印頭中，每一個擊發電阻器被耦合至對應的輸入填襯以提供電力使擊發電阻器激能。每一個擊發電阻器有一輸入填襯，此在隨著擊發電阻器之數目增加而變成不務實的(參系爭專利1說明書先前技術第6頁第1至8行，本院卷一第124頁)。　
　⒉系爭專利1之技術手段：　
　　系爭專利1提供一種流體噴出裝置包括一第一擊發線路、一第二擊發線路、資料線路、閂鎖電路、第一液滴產生器與第二液滴產生器。該第一擊發線路被適應於以指引包括有第一能量脈衝之一第一能量信號及該第二擊發線路被適應於以指引包括有第二能量脈衝之一第二能量脈衝。該等資料線路被適應於指引代表一影像之資料信號及該閂鎖電路被組配以閂鎖該等資料信號來根據至少一時鐘信號來提供閂鎖資料信號。該等第一液滴產生器被組配以響應該第一能量信號而根據該等閂鎖資料信號來噴出流體，及該等第二液滴產生器被組配以響應該第二能量信號而根據該等閂鎖資料信號來噴出流體(參系爭專利1說明書發明內容第6頁第23行至第7頁第9行，本院卷一第124至125頁)。
　⒊系爭專利1之功效：　
　　雙倍資料率擊發胞元電路閂鎖在來自預先充電信號中每一個高電壓脈衝之每一條資料線路的二個資料位元中。因而，兩倍之擊發電阻器可不須增加擊發次數或輸入墊個數地被激能。每一個輸入墊之液滴產生器個數可例如藉由增加在一列印頭上的液滴產生器個數及使用相同個數之輸入墊或使用在列印頭上相同個數之液滴產生器並減少輸入墊個數而被增加。具有較多液滴產生器之列印頭典型上以較高品質及/或列印速度來列印。同樣地，具有較少輸入墊之列印頭典型上比具有較少輸入墊之列印頭的成本較低。(參系爭專利1說明書第39頁第14至23行，本院卷一第157頁)
　㈡系爭專利1主要圖式：
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圖1 一噴墨列印系統之實施例
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圖2 一列印頭模之一實施例的一部分
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圖3 一列印頭模之實施例中位於沿著墨水饋送槽的液滴產生器之佈置圖
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圖4 在一列印頭模之一實施例中被運用的一擊發胞元之實施例
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圖5一噴墨列印頭擊發胞元陣列之一實施例
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圖6 一前置充填之擊發胞元的一實施例



		[image: ]圖7 一噴墨列印頭擊發胞元陣列的一實施例
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圖8 一擊發胞元陣列之一實施例的作業
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圖9 被組配以閂鎖資料之預先被充填的擊發胞元之一實施例
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圖10 一個雙倍資料率之擊發胞元電路
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圖11 一個雙倍資料率之擊發胞元電路的作業
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圖12 一前置充填擊發胞元的一實施例
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圖13 使用第12圖之前置充填擊發胞元的一個雙倍資料率之擊發胞元電路的作業
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圖14 一個二通電晶體前置充填擊發胞元的一實施例
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圖15 使用第12圖之前置充填擊發胞元與第14圖之二通電晶體前置充填擊發胞元的一實施例之作業

		








　㈢系爭專利1申請專利範圍：
　　系爭專利1申請專利範圍共16項，其中第1、9、12、16項為獨立項，其餘為附屬項。原告主張系爭產品落入系爭專利1請求項1至3、9，內容如下：
　⒈請求項1：一種流體噴出裝置，其包含：組配來傳導包括有第一能量脈衝之一第一能量信號之一第一擊發線路；組配來傳導包括有第二能量脈衝之一第二能量信號之一第二擊發線路；組配來傳導代表一影像之資料信號之資料線路；組配以閂鎖該等資料信號來提供閂鎖資料信號之閂鎖電路；第一液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料信號以響應該第一能量信號來噴出流體；以及第二液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料信號以響應該第二能量信號來噴出流體；其中該閂鎖電路藉由一時鐘信號來閂鎖該等資料信號，以及該閂鎖電路藉由脈衝充電控制信號來閂鎖該等資料信號。
　⒉請求項2：如申請專利範圍第1項所述之流體噴出裝置，其中該等第一能量脈衝之一包括一起動時間與一結束時間，及該等第二能量脈衝之一在該起動時間與該結束時間之間被起動。
　⒊請求項3：如申請專利範圍第1項所述之流體噴出裝置，其中該第一擊發線路與第二擊發線路電氣式地隔離。
　⒋請求項9：一種流體噴出裝置，其包含：組配來傳導包括有第一能量脈衝之一第一能量信號之一第一擊發線路；組配來傳導包括有第二能量脈衝之一第二能量信號之一第二擊發線路；組配來傳導代表一影像之資料信號之資料線路；組配來依照至少一時鐘信號以閂鎖該等資料信號，來提供閂鎖資料信號之閂鎖電路；該閂鎖電路包括組配來藉由一時鐘信號來閂鎖該等資料信號，以提供第一時序資料信號之第一閂鎖器，該閂鎖電路也包括組配來藉由脈衝充電控制信號來閂鎖該等資料信號及該等第一時序資料信號，以提供該等閂鎖資料信號之第二閂鎖器；第一液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料信號以響應該第一能量信號來噴出流體；以及第二液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料信號以響應該第二能量信號來噴出流體。　
二、系爭專利2之技術分析：
　㈠系爭專利2之技術內容：　
　⒈系爭專利2所欲解決問題：
　　製造商仍然持續嘗試減少一個噴墨頭晶粒上之輸入襯墊數目及增加墨滴產生器數目。具有較少輸入墊之噴墨頭典型可比有較多輸入墊之噴墨頭成本降低。此外，有較多墨滴產生器之噴墨頭典型係以較高品質及/或列印速度列印。為了維持成本以及提供特殊列印條帶高度，噴墨頭晶粒大小可能不會隨墨滴產生器數目之增加而顯著改變。隨著墨滴產生器密度之增高與輸入墊數目之減少，噴墨頭晶粒佈局逐漸變複雜(參系爭專利2說明書先前技術第7頁第1至8行，本院卷一第227頁)。　
　⒉系爭專利2之技術手段：
　　同系爭專利1(參系爭專利2說明書中文發明摘要第3頁，本院卷一第223頁)。
　㈡系爭專利2主要圖式：
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圖1 噴墨列印系統之一具體例
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圖2一噴墨頭晶粒之一具體例之一部分
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圖3於一噴墨頭晶粒之一具體例，位於沿墨水進給開槽之墨滴產生器之佈局圖
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圖4於噴墨頭晶粒之一具體例採用之發射單元之一具體例
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圖5示意圖顯示噴墨頭發射單元陣列之一具體例
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圖6 示意圖顯示預充電發射單元之一具體例
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圖7示意圖顯示噴墨頭發射單元陣列之一具體例
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圖8時程圖顯示發射單元陣列之一具體例之操作
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圖9於一噴墨頭晶粒之位址產生器之一具體例
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 圖11於正向方向之位址產生器之操作



		[image: ]圖12於反向方向之位址產生器之操作 
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圖13一噴墨頭晶粒之2位址產生器及六個發射群之一具體例
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圖14 一噴墨頭晶粒之位址產生器之正向及反向操作

		








　㈢系爭專利2申請專利範圍：
　　系爭專利2申請專利範圍共19項，其中第1、12項為獨立項，其餘為附屬項。原告主張系爭產品落入請求項1至4、7至9、16至19，內容如下：
　⒈請求項1：一種流體噴出裝置，其包含：適合傳輸包含多數能脈波之一第一能信號之一第一發射線；適合傳輸包含多數能脈波之一第二能信號之一第二發射線；組配來提供有效或無效之第一位址信號之一第一位址產生器；組配來提供有效或無效之第二位址信號之一第二位址產生器；電耦接至該第一發射線之第一墨滴產生器，且其係組配來響應於該第一能信號而基於有效的第一位址信號噴出流體；以及電耦接至該第二發射線之第二墨滴產生器，且其係組配來響應於該第二能信號而基於有效的第二位址信號噴出流體；以及其中該第一位址產生器係被組配來在該第二位址產生器提供無效的第二位址信號時提供有效的第一位址信號，而該第二位址產生器係被組配來在該第一位址產生器提供無效的第一位址信號時提供有效的第二位址信號。
　⒉請求項2：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其中該第一位址產生器係設置於該流體噴出裝置之第一半部，以及該第二位址產生器係設置於該流體噴出裝置之第二半部；以及其中該第一墨滴產生器係設置於該第一半部，該第二墨滴產生器係設置於該第二半部。
　⒊請求項3：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其中該第一位址產生器係設置於該流體噴出裝置之一端，以及該第二位址產生器係設置於該流體噴出裝置之另一端。
　⒋請求項4：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其中該第一位址產生器係設置於該流體噴出裝置之一角隅，以及該第二位址產生器係設置於該流體噴出裝置之另一角隅。
　⒌請求項7：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其包含：具有一長度之一流體進給源，其中該等第一墨滴產生器各自係流體式耦接至該流體進給源；以及適合傳輸該等第一位址信號之位址線，其中該等第一墨滴產生器係組配來基於由該等第一位址線所提供之該等第一位址信號作響應，其中該第一發射線及該等位址線係沿該流體進給源之長度之一部分設置為非重疊之金屬線。
　⒍請求項8：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其包含一流體進給源，其中該等第一墨滴產生器中之各墨滴產生器以及該等第二墨滴產生器中之各墨滴產生器係流體式耦接至該流體進給源。
　⒎請求項9：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其包含一流體進給源，其中該等第一墨滴產生器係設置於該流體進給源之相對兩側上，以及該等第一墨滴產生器各自係流體式耦接至該流體進給源；以及該等第二墨滴產生器係設置於該流體進給源之相對兩側上，以及該等第二墨滴產生器各自係流體式耦接至該流體進給源。
　⒏請求項16：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其包含：組配來傳輸該等第一位址信號之第一位址線；組配來傳輸該等第二位址信號之第二位址線；其中該第一墨滴產稱器包含電耦接至該等第一位址線之第一電阻器；以其中該第二墨滴產稱器包含電耦接至該等第二位址線之第二電阻器；以及其中該第一位址產生器及該等第一電阻器係位於該流體噴出裝置之第一部分；以及該第二位址產生器及該等第二電阻器係位於該流體噴出裝置之第二部分。
　⒐請求項17：如申請專利範圍第16項之流體噴出裝置，其中該等第一位址線係僅設置於該第一部分；以及該等第二位址線係僅設置於該第二部分。
　⒑請求項18：如申請專利範圍第17項之流體噴出裝置，其中該等第一位址線及該第一發射線係僅設置於第一部分；以及該等第二位址線及該第二發射線係僅設置於第二部分。
　⒒請求項19：如申請專利範圍第17項之流體噴出裝置，包含：具有一長度之一流體進給源，其中該第一發射線及該等第一位址線係沿該流體進給源之長度之一部分而設置成非重疊之金屬線。　
三、系爭產品技術內容：　　
　㈠系爭產品1至4之技術描述：
　⒈由甲證48(60XL墨盒(黑色)檢測報告)、甲證49(60XL墨盒(彩色)檢測報告)、甲證50(901XL墨盒(黑色)檢測報告)、甲證51(901墨盒(彩色)檢測報告)可知系爭產品1至4包裝盒正面分別具有Replacement CC641W(60XL)、Replacement CC644W(60XL)、Replacement 654(901XL)與Replacement 656(901)等字樣，表示可用以替代原廠型號(括號內所示)之原廠墨水匣。
　⒉甲證48至51為原告委託上海新微技術研發中心有限公司對系爭產品進行樣品分析與還原工程內容。首先進行樣品拆封、晶片取出處理，續以光學顯微鏡對系爭產品晶片外觀拍照，經由清潔與去層處理，由上而下觀察包括每二金屬層、第一金屬層、多晶層、有源染色層等各層背景，通過反向分析軟體可完成晶片電路提取，包括晶片主要電路、地址生成器、移位寄存器、發射單元與邏輯陣列等。接著使用掃描式電子顯微鏡(SEM)及X射線能量散布分析儀(EDS)對發熱電阻、地址線、火線進行能量譜成分分析。另外對液滴生成器進行縱向剖面，確認其內部結構。最後依據晶片電路提取，對地址產生器與發射單元進行模擬。
　⒊系爭產品外觀部分，甲證95(本院卷十第107、109、112、114頁)顯示系爭產品墨水匣外殼頂面之卡榫B’皆具有類似笑臉形狀的向上弧狀結構。
　㈡系爭產品之照片：　　
　[image: ]　
　系爭產品在墨水匣外殼頂面具有卡榫A’與卡榫B’
四、解釋申請專利範圍部分：
　㈠系爭專利1請求項1之「閂鎖電路」之解釋：
　⒈按發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式，專利法第58條第4項定有明文。因說明書所載之申請專利範圍通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，如有未臻明確之處，自有審酌說明書及圖式解釋申請專利範圍之必要。一般而言，為正確解釋申請專利範圍，尚得參酌內部證據與外部證據，並以內部證據為優先（最高行政法院104年判字第308號判決意旨參照）。
　⒉參考系爭專利1請求項1與閂鎖電路相關記載「組配以閂鎖該等資料信號來提供閂鎖資料信號之閂鎖電路」、「其中該閂鎖電路藉由一時鐘信號來閂鎖該等資料信號，以及該閂鎖電路藉由脈衝充電控制信號來閂鎖該等資料信號」，系爭專利1說明書第7頁第4至6行「該等資料線路被適應於指引代表一影像之資料信號及該閂鎖電路被組配以閂鎖該等資料信號來根據至少一時鐘信號來提供閂鎖資料信號」(本院卷一第125頁)，說明書第66頁第6至10行「資料閂鎖電晶體184之閘極電氣式地被耦合於接收一資料時鐘信號DCLK之資料時鐘線路190及預先充電通過電晶體186之閘極電氣式地被耦合於接收預先充電信號PRECHARGE的預先充電線路132」(本院卷一第184頁)與圖14，考量輸入、控制與輸出信號之數量、功能與目的，閂鎖電路應解釋為「藉由一時鐘信號及脈衝充電控制信號來閂鎖資料信號，以提供閂鎖資料信號的電路」。　
　㈡系爭專利1請求項1之「閂鎖資料信號」之解釋：
　　參考系爭專利1請求項1與閂鎖資料信號相關記載「組配以閂鎖該等資料信號來提供閂鎖資料信號之閂鎖電路」，系爭專利1說明書第7頁第4至6行「該等資料線路被適應於指引代表一影像之資料信號及該閂鎖電路被組配以閂鎖該等資料信號來根據至少一時鐘信號來提供閂鎖資料信號」(本院卷一第125頁)，可知閂鎖信號為資料信號經閂鎖電路閂鎖後之輸出，「閂鎖資料信號」應解釋為「經閂鎖電路閂鎖後所輸出的資料信號」。
　㈢系爭專利2請求項1之「第一位址產生器」、「第二位址產生器」之解釋：
　⒈系爭專利2請求項1「第一位址產生器」與「第二位址產生器」應按要件1H’「其中該第一位址產生器係被組配來在該第二位址產生器提供無效的第二位址信號時提供有效的第一位址信號，而」、要件1I’「該第二位址產生器係被組配來在該第一位址產生器提供無效的第一位址信號時提供有效的第二位址信號」之文字直接進行解釋，另由系爭專利2說明書第94頁第13行至99頁第10行(本院卷一第314至319頁)與圖14，於1128位址線、1130位址線提供之有效位址1172、1174、1178，當~A1-~A7提供有效位置時，~B1-~B7提供無效位置(全零代表非活性位址信號)，反之，當~B1-~B7提供有效位置時，~A1-~A7提供無效位置，故「第一位址產生器」、「第二位址產生器」應解釋為「當第二位址產生器提供無效的第二位址信號時，第一位址產生器提供有效的第一位址信號，而當第一位址產生器提供無效的第一位址信號時，第二位址產生器提供有效的第二位址信號」。
　⒉被告雖辯稱「第一位址產生器」與「第二位址產生器」應解釋為「當第一位址產生器提供位址信號時，第二位址產生器不提供位址信號，相反亦然」云云(本院卷七第371頁)，惟依系爭專利2說明書可知提供有效位址之反義詞應為提供無效位址，依系爭專利2說明書與圖14，當一個位址信號週期結束，下一個週期還沒有開始，依電學之通常知識，此時無效位址信號匯流排的電位可能是上一次殘留數值，或是浮接狀態，而不提供位址為特定的資料傳輸或通訊協定中，完全不啟用、不傳送位址匯流排的訊號，不提供位址與提供無效位址分屬不同技術內容，故被告所辯並非可採。
　㈣系爭專利2請求項4之「角隅」之解釋：
　　依系爭專利2說明書第144頁與圖22記載「位址產生器1800a及1800b係位於噴墨頭晶粒1700之對角。位址產生器1800a係位於由噴墨頭晶粒邊1700b及1700c所界限之角隅。位址產生器1800b係位於由噴墨頭晶粒邊1700a及1700d所界限之角隅」(本院卷一第364頁)，由上可知，角隅於兩噴墨頭晶粒邊，系爭專利2之請求項4之「角隅」應解釋為「由兩相鄰之噴墨頭晶粒邊所界限之角落一隅」。
五、系爭產品為被告公司所生產、銷售：
　㈠原告主張委託第三人Pinkerton調查公司自韓商JC Line株式會社(JC Line Co.Kr)官方網頁購買系爭產，並經臺灣臺北地方法院所屬民間公證人彭莉婷將含有系爭產品之包裹拆箱檢視，有電子交易明細、甲證35公證書可參（本院卷一第607至613頁、證物袋)。被告公司雖否認系爭產品為其所生產、銷售，韓商JC Line株式會社非其客戶云云，惟查，依原告所提出甲證35公證書之附件29、36、41、50(見本院證物袋)所示，系爭產品之包裝盒背面第7至9行載明製造國、製造商為臺灣、Microjet(대만, 마이크로젯)，進口商、地址、連絡電話為JC Line(제이씨라인)Co., Ltd. 616-92, Ganseok-dong, Namdong-gu, Incheon, 032-874-5454；附件32、38、44、54所示，包裝盒底部載有「Made in Taiwan」文字，且依南韓環境部與民間企業合作建立的「消費者環境安全資訊系統」之Ecolife網站(網址：ecolife.me.go.kr）內容，可知韓商JC Line株式會社所販賣系爭產品來源同樣為「Microjet」，核與被告公司之英文名稱「MicroJet Technology Co.,Ltd」中之特取名稱「MicroJet」相符，有經濟部商工登記公示資料、國際貿易署出進口廠商登記資料在卷可稽(本院卷一第497頁、本院卷五第9頁)，且被告公司亦為「MicroJet及圖」商標之商標權人，有經濟部智慧財產局商標檢索系統資料可佐(本院卷一第499至504頁)，另被告公司之營業所所在地設在我國境內，是被告公司於我國境內有實施系爭專利之行為，足認系爭產品確為被告公司所製造，並透過韓商JC Line株式會社對外銷售，故被告公司所辯顯非可採。
　㈡按私文書應由舉證人證其真正，民事訴訟法第357條定有明文。次按文書之證據力，有形式上證據力與實質上證據力之分。前者係指真正之文書即文書係由名義人作成而言；後者則為文書所記載之內容，有證明應證事實之價值，足供法院作為判斷而言(最高法院91年度台上字第1645號判決意旨參照)。被告公司雖辯稱原告所提甲證48至51-1檢測報告之產品並非系爭產品，檢測產品數據遭偽造、變造無法證明為被告公司銷售或製造云云(本院卷八第382至385頁)，惟依上開實務見解，被告所辯為爭執檢測報告之形式上真正，就檢測報告已經上海市東方公證處公證，及財團法人海峽交流基金會驗證，有公證書在卷可稽(本院卷三第389至608頁)，且被告公司亦無提出有何足以認定該公證書有偽造、變造之證據，自應推定具形式上真正，而系爭產品確為被告公司生產，透過韓商JC Line株式會社銷售，已如前述，是其此部分所辯顯非可採。
六、系爭產品未落入系爭專利1請求項1至3、9之文義範圍：
　㈠系爭產品1未落入系爭專利1請求項1之文義範圍：　
　⒈系爭專利1請求項1之技術內容可解析為9個要件，分別為：　
　⑴要件編號1A：一種流體噴出裝置，其包含：
　⑵要件編號1B：組配來傳導包括有第一能量脈衝之一第一能量信號之一第一擊發線路；
　⑶要件編號1C：組配來傳導包括有第二能量脈衝之一第二能量信號之一第二擊發線路；
　⑷要件編號1D：組配來傳導代表一影像之資料信號之資料線路；
　⑸要件編號1E：組配以閂鎖該等資料信號來提供閂鎖資料信號之閂鎖電路；
　⑹要件編號1F：第一液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料信號以響應該第一能量信號來噴出流體；以及
　⑺要件編號1G：第二液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料信號以響應該第二能量信號來噴出流體；
　⑻要件編號1H：其中該閂鎖電路藉由一時鐘信號來閂鎖該等資料信號，以及
　⑼要件編號1I：該閂鎖電路藉由脈衝充電控制信號來閂鎖該等資料信號。
　⒉系爭產品1與系爭專利1請求項1之文義比對：　
　⑴要件編號1a：甲證58圖1-1為系爭產品1之包裝盒，具有Inkjet Print Cartridge名稱、BLACK字樣與Replacement CC461W(60XL)品名等文字(本院卷四第135頁)，可知圖1-1系爭產品1可用來替換60XL黑色墨水匣、圖2為拆除包裝後之系爭產品1正面外觀，具有與前述包裝盒相同之文字、圖3為拆除包裝後之系爭產品1背面外觀，其包含噴墨晶片可控制墨水噴出，故系爭產品1為系爭專利1請求項1要件編號1A之文義所讀取。
　⑵要件編號1b：甲證58圖4標示接墊與第一擊發線路區域於噴墨晶片全圖，圖5則分別標示F5、F3接墊於噴墨晶片左側、右側放大圖，圖6為擊發胞元陣列的電路圖，圖7為第一能量信號F3之模擬時序圖(本院卷四第138至141頁)。經查，甲證58圖4系爭產品1之噴墨晶片相片與圖6電路圖並無法勾稽，無法確定圖4中間標示區域為第一擊發線路。圖5晶片右側由上往下第六接墊標示為F3，其標示是否正確並無其他內容可支持。圖7之F3的振幅、頻率與工作週期，其依據亦不明，由於無從判斷甲證58上述之真偽，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項1要件編號1B之文義所讀取。
　⑶要件編號1c：甲證58圖4標示接墊與第二擊發線路區域於噴墨晶片全圖，圖5、圖6如前述，圖7為第二能量信號F5之模擬時序圖(本院卷四第142至144頁)。經查，甲證58圖4系爭產品1之噴墨晶片相片與圖6電路圖並無法勾稽，無法確定圖4中間標示區域為第二擊發線路。圖5晶片左側由上往下第三接墊標示為F5，其標示是否正確並無其他內容可支持。圖8之F5的振幅、頻率與工作週期，其依據亦不明，由於無從判斷甲證58上述第二擊發線路、第二能量信號之真偽，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項1要件編號1C之文義所讀取。
　⑷要件編號1d：甲證58圖5標示F5、D3、D1接墊於噴墨晶片左側相片，標示F3、D2接墊於噴墨晶片右側相片，圖6為擊發胞元陣列的電路圖(本院卷四第146至147頁)。經查，甲證58圖5系爭產品1之噴墨晶片左右兩側相片與圖6電路圖並無法勾稽，圖5僅顯示輸入接墊D1~D3，另由甲證84-1圖M2-7、M2-8、M2-9、M2-10、M1-2、M1-3、M1-4，原告以圖L1-1至L1-4、L2-1至L2-4、L3-1至L3-4之放大相片標示閂鎖電路，由於相片解析度不足，無法辨認相片上之實際線路與原告標示是否吻合，原告也未進一步說明M1-2、M1-3、M1-4之以紅色標示線路是如何產生，無法確定甲證58圖5具有輸入端D1~D3連接至擊發胞元陣列之資料線路，且輸入接墊D1~D3標示是否正確並無其他內容可支持，由於無從判斷上述甲證58與甲證84-1內容之真偽，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項1要件編號1D之文義所讀取。
　⑸要件編號1e：甲證58圖5標示S4、S1、F5、D3、S5、S3、D1接墊於噴墨晶片左側相片，標示S2、F3、D2接墊於噴墨晶片右側相片，圖6為擊發胞元陣列的電路圖，包含閂鎖電路，圖9為閂鎖電路之電路圖，圖10為一擊發胞元之電路圖(本院卷四第149至152頁)。經查，甲證58圖5系爭產品1之噴墨晶片左右兩側相片與圖6、9、10電路圖並無法勾稽，另外，同要件編號1d比對，由甲證58圖5與甲證84-1圖M2-7至M2-10、M1-2至M1-4與L1-1至L1-4、L2-1至L2-4、L3-1至L3-4之放大相片無法確定具有閂鎖電路位於輸入端D1~D3與擊發胞元陣列之間，且輸入接墊D1~D3標示是否正確並無其他內容可支持，由於閂鎖電路之資料輸入端(D1至D3)連接至接墊與資料輸出端(DC1至DC3)連接至擊發線路之關係皆未驗證，從甲證58無法判斷系爭產品1是否符合要件1E，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項1要件編號1E之文義所讀取。
　⑹要件編號1f：甲證58圖11於噴墨晶片標示第一液滴產生器，圖12於第一液滴產生器放大圖標示切割線C-C”，圖13為第一液滴產生器在切割線C-C”下之剖面圖，圖10為一擊發胞元之還原電路圖，圖14為一擊發胞元之符號圖，圖15為一擊發胞元之設計電路圖，圖16為擊發胞元動作之模擬波形圖，圖17為第一能量信號之波型圖，表1為擊發胞元輸入信號規格表(本院卷四第154至161頁)。甲證84-1圖M2-12之擊發胞元016為第一液滴產生器，並以圖F1-1至F1-4對應擊發胞元第二金屬(M2)層、第一金屬(M1)層、多晶矽(Poly)層與基板(Sub)層之影像，圖F1-5、F1-6為F1-2的放大圖，以相同色塊與節點名稱標示該些放大圖與甲證58圖10，圖F1-7、F1-8為標示電晶體T1、T2源極、汲極與閘極之照片(本院卷八第149至154頁)。經查，甲證58圖11系爭產品1之噴墨晶片中間標示之第一液滴產生器與圖10電路圖並無法勾稽，圖14符號圖與圖15電路圖之接腳DATASEL與PRECHARGE接連接至外部S2，甲證84-1僅於照片標示電路圖T1、T2元件之源極、汲極與閘極，未指明其餘元件(如T3至T6)之位置，甲證58圖10相同或近似色塊(黃色與粉色)標註於不同連接線造成混淆，圖F1-5、F1-6因為套色緣故使原有相片金屬層連接方式不明，甲證58圖10擊發胞元之還原電路圖仍無法與甲證84-1圖F1-1至F1-8之相片完整勾稽所有元件與連線方式，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項1要件編號1F之文義所讀取。
　⑺要件編號1g：說明同要件編號1f，其中第一液滴產生器改為第二液滴產生器。經查，理由同要件編號1f，其中第一液滴產生器改為第二液滴產生器，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項1要件編號1G之文義所讀取。
　⑻要件編號1h：甲證58圖6說明同前述，甲證84-1圖M2-6為噴墨晶片M2之照片，圖M2-9為M2-6左側放大圖，其中包含兩個閂鎖電路(D3至DC3、D1至DC1)，圖L1-1至L1-4為閂鎖電路(D1至DC1)M2層、M1層、多晶矽層與基板層之影像(本院卷八第135至139頁)。經查，由甲證84-1圖M2-6、F2-7、F2-8、圖L1-1至L1-4標註D1、DC1、DCLK與TA、TB之源極、汲極與閘極，與甲證58圖6之部分放大圖電晶體TA、TB及連接方式相同，該些電晶體可對應閂鎖電路(D1至DC1)之部分。甲證58圖6輸入端D1至D3與閂鎖電路之間具有連接線，閂鎖電路與擊發胞元陣列輸入端DC1至DC3之間也具有連接線，而甲證84-1圖M2-6、M2-9、L1-1、L1-3、L1-4未有任何標示，圖L1-2僅在閂鎖電路標示DCLK、D1、DC1等連接線，未證明標示D1連接至輸入接墊D1、標示DC1連接至擊發胞元陣列輸入端DC1、標示DCLK連接至與時鐘信號相關電路或輸入，甲證84-1圖M1-2雖以紅色線條標註D1由晶片左側起經由閂鎖電路(D1至DC1)並連接至右側擊發胞元陣列，惟該紅色線條係直接貫穿閂鎖電路(D1至DC1)，該紅色線條如何產生未說明，且該圖解析度明顯不足，無從判辨金屬層連線是否與紅色線條相符，無法證明閂鎖電路(D1至DC1)組配閂鎖資料信號D1來提供閂鎖資料信號DC1給擊發胞元陣列，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項1要件編號1H之文義所讀取。
　⑼要件編號1i：甲證58圖10為擊發胞元之還原電路圖，圖22為控制信號S1至S5之波型圖(本院卷四第175至176頁)，甲證84-1圖10同為擊發胞元之還原電路圖，輸入端DATASEL與PRECHARGE接連接至S1/S2/S3/S4/S5其中之一，圖M2-11標註圖M2-12、圖M2-13之區域，圖M2-12包含擊發胞元016，圖2-13包含擊發胞元169(本院卷八第148至153頁)，圖F1-1至F1-8同前述要件編號1f說明。經查，由甲證84-1第27頁(本院卷八第150頁)圖10電晶體T1閘極連接DATASEL輸入端，PRECHARGE輸入端連接至未標示編號且閘極與汲極耦接之電晶體，DATASEL與PRECHARGE同樣連接至S2，甲證84-1圖F1-7標示T1閘極，對照圖F1-6標示S2之連線與圖F1-2之M1金屬層圖案，T1閘極應與S2相連，S2上部分與其他電晶體有連接關係，惟甲證84-1僅有標示T1與T2之閘極、汲極與源極，並未完整解析擊發胞元之完整電路，由原告之說明無法認定甲證84-1圖F1-1至F1-8電路中S2金屬層導線的連接方式與甲證84-1第27頁甲證58圖10相同，甲證84-1無法證明閂鎖電路閂鎖資料信號的控制信號即是脈衝控制信號，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項1要件編號1I之文義所讀取。
　⑽原告雖主張甲證48-1圖4.1發射單元邏輯陣列與圖4.1.1發射單元之電路圖，其連接關係可標示於甲證58圖6、14，擊發胞元1133、1141(或191)之控制信號S2(或S4)可為DATASEL及PRECHARGE，具有充電功能，可證明系爭產品1落入系爭專利1請求項1要件編號1I，另由甲證48-1圖4.1與圖4.1.1可知DATASEL、SELECT、PRECHARGE可接收S1~S5中之一者，FIRE可接收F3、F5中之一者，DATA可接收D1~D3、DC1~DC3中之一者，如甲證58-2圖10-2所示云云(本院卷十一第55至58頁)。惟查，根據甲證48-1第16頁說明，發射單元陣列係透過反向分析軟體RCAD提取完成，該檢測報告僅有提供還原電路之結果，並未提供分析過程，而甲證48-1圖4.1的發射單元邏輯陣列，其中該圖之左側顯示有上下2群發射單元，一群具有12行乘以14列的發射單元，右側顯示發射單元群組排列與外部信號之連接方式，該圖4.1並未與任何的相片進行比對與勾稽，難認圖4.1標示之資訊為正確，是難認由甲證48-1推知甲證58圖6、14之內容為正確，亦不足以證明系爭產品1落入系爭專利1請求項1要件編號1I之文義範圍，故原告主張顯不足採。
　⒊綜上，系爭產品1雖有系爭專利1請求項1要件編號1A之技術特徵，但未包含要件編號1B、1C、1D、1E、1F、1G、1H、1I之技術特徵，故系爭產品1並未包含系爭專利1請求項1之全部技術特徵，未落入系爭專利1請求項1之文義範圍。
　㈡系爭專利1請求項2、3均係請求項1之直接附屬項，解釋上應包含請求項1之全部技術特徵及進一步限定之技術特徵，因，系爭產品1未落入系爭專利1請求項1之文義範圍，故系爭產品1亦未落入系爭專利1請求項2、3之文義範圍。
　㈢系爭產品1未落入系爭專利1請求項9之文義範圍：
　⒈系爭專利1請求項9之技術內容可解析為9個要件，分別為：　
　⑴要件編號9A：一種流體噴出裝置，其包含：
　⑵要件編號9B：組配來傳導包括有第一能量脈衝之一第一能量信號之一第一擊發線路；
　⑶要件編號9C：組配來傳導包括有第二能量脈衝之一第二能量信號之一第二擊發線路；
　⑷要件編號9D：組配來傳導代表一影像之資料信號之資料線路；
　⑸要件編號9E：組配來依照至少一時鐘信號以閂鎖該等資料信號，來提供閂鎖資料信號之閂鎖電路；
　⑹要件編號9F：該閂鎖電路包括組配來藉由一時鐘信號來閂鎖該等資料信號，以提供第一時序資料信號之第一閂鎖器，
　⑺要件編號9G：該閂鎖電路也包括組配來藉由脈衝充電控制信號來閂鎖該等資料信號及該等第一時序資料信號，以提供該等閂鎖資料信號之第二閂鎖器；
　⑻要件編號9H：第一液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料信號以響應該第一能量信號來噴出流體；以及
　⑼要件編號9I：第二液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料信號以響應該第二能量信號來噴出流體。
　⒉系爭產品1與系爭專利1請求項9之文義比對：
　⑴要件編號9a、9b、9c、9d：系爭專利1要件編號9A、9B、9C、9D之技術特徵分別與系爭專利1要件編號1A、1B、1C、1D之技術特徵相同。如前所述，系爭產品1有系爭專利1請求項1要件編號1A之技術特徵，但未包含要件編號1B至1I之技術特徵，同理，系爭產品1有系爭專利1請求項9要件編號9A之技術特徵，但未包含要件編號9B、9C、9D之技術特徵。
　⑵要件編號9e：除甲證58-2與甲證58具有相同圖5、圖6、圖9、圖10之外，甲證58-2圖10-1為圖9與圖10連接示意圖，圖10-2為圖6部分與圖10連接示意圖(本院卷九第39至40頁)。經查，系爭專利1要件編號9E與要件編號1E近似，要件編號9E更進一步界定「來依照至少一時鐘信號」，同要件編號1E理由，甲證58-2相片欠缺閂鎖電路與時鐘信號之標示，且D1~D3標示是否正確並無其他內容可支持，由甲證58圖5與甲證84-1相片無法確定具有閂鎖電路位於輸入端D1~D3與擊發胞元陣列之間，圖L1-2雖標示DCLK、DC1、D1，也未證明DCLK與時鐘信號相關、DC1與擊發胞元陣列相連、D1與輸入接墊D1相連，該些相片與甲證58-2圖6、9、10、圖10-1電路圖並無法勾稽，由甲證58、58-2無從判斷系爭產品1具有要件編號9E閂鎖電路之連接特徵，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項9要件編號9E之文義所讀取。
　⑶要件編號9f：除前述甲證58圖6之外，甲證58-2圖6、9為第一閂鎖器與閂鎖電路之電路圖(本院卷九第43至44頁)。經查，系爭專利1要件編號9F與要件編號1H近似，要件編號9E除文字酌修增加「包括組配來」，更進一步界定「以提供第一時序資料信號之第一閂鎖器」。由前述要件編號1H理由可知，甲證84-1圖M2-6、M2-9標註閂鎖電路(D1至DC1)與甲證58-2圖9之部分放大圖電晶體TA、TB及連接方式相同，DC1相當於第一時序資料信號，該電路為閂鎖電路(第一閂鎖器)。甲證84-1圖M1-2雖以紅色線條標註D1由晶片左側起經由閂鎖電路(D1至DC1)並連接至右側擊發胞元陣列，惟該紅色線條係直接貫穿閂鎖電路(D1至DC1)，且其產生方式不明，此外，該圖解析度明顯不足，無從判辨金屬層連線與紅色線條是否相符，甲證58-2與甲證84-1皆無法證明閂鎖電路(D1至DC1)組配來閂鎖資料信號D1來提供第一時脈資料信號DC1給擊發胞元陣列，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項9要件編號9F之文義所讀取。
　⑷要件編號9g：甲證58-2圖10擊發胞元之還原電路圖，圖10-1為圖9與圖10連接示意圖，圖10-2為圖6之部分與圖10連接示意圖(本院卷九第46至48頁)。經查，系爭專利1要件編號9G與要件編號1I近似，要件編號9G除文字酌修增加「也包括組配來」，更進一步界定「及該等第一時序資料信號，以提供該等閂鎖資料信號之第二閂鎖器」。甲證58-2圖10-1顯示第二閂鎖器閂鎖之輸入資料[image: ]來自第一閂鎖器輸出之DC1，圖10-2顯示第二閂鎖器閂鎖資料訊號D1，惟上述電路之連接關係並未有相對應的相片解析，甲證58-2與甲證84-1並未有相關照片可資證明，另外同要件編號1i理由，甲證58-2、甲證84-1無法證明閂鎖電路閂鎖資料信號的控制信號即是脈衝充電控制信號，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項9要件編號9G之文義所讀取。
　⑸要件編號9h、9i：系爭專利1請求項9要件編號9H、9I之技術特徵與要件編號1F、1G之技術特徵相同，如前所述，系爭產品1未包含要件編號1F、1G之技術特徵，同理，系爭產品1亦未包含系爭專利1請求項9要件編號9H、9I之技術特徵。
　⒊綜上，系爭產品1雖有系爭專利1請求項9要件編號9A之技術特徵，但未包含要件編號9B至9I之技術特徵，故系爭產品1並未包含系爭專利1請求項9之全部技術特徵，未落入系爭專利1請求項9之文義範圍。
　㈣系爭產品2至4未落入系爭專利1請求項1至3、9之文義範圍：
　　原告另以甲證59、60-2、61(分別以系爭產品2至4比對系爭專利1請求項1至3侵權比對表)與甲證59-2、60-3、61-2(分別以系爭產品2至4與系爭專利1請求項9侵權比對簡表)主張系爭產品2至4落入系爭專利1請求項1至3、9之文義範圍，另以甲證85至87補充系爭專利1與系爭產品2至4等效電路、晶片結構之比對表，經查，甲證59、60-2、61、59-2、60-3、61-2除分析標的物(即系爭產品2至4)與系爭產品1不同外，其餘分析手法與比對內容與甲證58、58-1、84-1並無實質差異，依前開所述，系爭產品2至4亦未落入系爭專利1請求項1至3、9之文義範圍。
七、系爭產品未落入系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍：
　㈠系爭產品1未落入系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍：　
　⒈系爭專利2請求項1之技術內容可解析為9個要件，分別為：
　⑴要件編號1A'：一種流體噴出裝置，其包含：
　⑵要件編號1B'：適合傳輸包含多數能脈波之一第一能信號之一第一發射線；
　⑶要件編號1C'：適合傳輸包含多數能脈波之一第二能信號之一第二發射線；
　⑷要件編號1D'：組配來提供有效或無效之第一位址信號之一第一位址產生器；
　⑸要件編號1E'：組配來提供有效或無效之第二位址信號之一第二位址產生器；
　⑹要件編號1F'：電耦接至該第一發射線之第一墨滴產生器，且其係組配來響應於該第一能信號而基於有效的第一位址信號噴出流體；以及
　⑺要件編號1G'：電耦接至該第二發射線之第二墨滴產生器，且其係組配來響應於該第二能信號而基於有效的第二位址信號噴出流體；以及
　⑻要件編號1H'：其中該第一位址產生器係被組配來在該第二位址產生器提供無效的第二位址信號時提供有效的第一位址信號，而
　⑼要件編號1I'：該第二位址產生器係被組配來在該第一位址產生器提供無效的第一位址信號時提供有效的第二位址信號。
　⒉系爭產品1與系爭專利2請求項1之文義比對：
　⑴要件編號1a'：甲證62圖1-1、1-2、2、3(本院卷四第339至341頁)顯示系爭產品1是包含噴墨晶片之黑色墨水匣，系爭產品1為系爭專利2請求項1要件編號1A'之文義所讀取。
　⑵要件編號1b'：甲證62圖4至7(本院卷四第342至345頁)之說明，同甲證58圖4至7之說明。甲證88圖M2-2為晶片第二金屬層相片，圖M2-3為圖M2-2層部分放大照片(本院卷八第255至256頁)。經查，甲證62圖4系爭產品1晶片之第二金屬層結構相片標示第一發射線與圖6電路圖無法勾稽，無法確定圖4中間標示區域為第一發射線。甲證62圖5晶片右側由上往下第六接墊標示為F3，其標示是否正確，亦無其他內容可支持。甲證62圖7第一能信號F3的振幅、頻率與工作週期等數據，所憑依據不明。而甲證88圖M2-2、M2-3以紅線標示F3，未說明紅線產生方式，圖M2-2、M2-3解析度不足，無法辨別金屬層圖案與紅線相符，且未證明該紅線標示F3與圖F1-5墨滴產生器之第一能信號端F3相連接。由於無法甲證62或甲證88判斷上述第一能信號與第一發射線之內容是否正確，故難認系爭產品1為系爭專利2請求項1要件編號1B'之文義所讀取。
　⑶要件編號1c'：甲證62圖4標示接墊與第二發射線於噴墨晶片全圖，圖5、圖6說明同要件1b'，圖8為第二能量信號F5之模擬時序圖(本院卷四第346至349頁)，甲證88圖M2-4為晶片第二金屬層相片，圖M2-5為圖M2-4層部分放大照片(本院卷八第257至258頁)。經查，甲證62圖4之系爭產品1晶片相片標示第二發射線與圖6電路圖無法勾稽，無法確定圖4中間標示區域為第二發射線。圖5晶片左側由上往下第三接墊雖標示為F5，然無證據證明該標示內容是否正確。圖8第二能信號F5的振幅、頻率與工作週期等數據，所憑之依據不明。而甲證88圖M2-4、M2-5以紅線標示F5，未說明紅線產生方式，圖M2-4、M2-5解析度不足，無法辨別金屬層圖案與紅線相符，且未證明該紅線標示F5與圖F2-5墨滴產生器之第一能信號端F5相連接。由於無法甲證62或甲證88判斷上述第二能信號是否正確，故難認系爭產品1為系爭專利2請求項1要件編號1C'之文義所讀取。
　⑷要件編號1d'：甲證62圖9系爭產品1晶片之還原電路圖，圖10為第一位址產生器符號圖，圖11為第一位址產生器之還原電路圖，主要包含方向電路、移位暫存器、邏輯陣列，圖12為邏輯陣列的還原電路圖，圖13、14為第一位址產生器之模擬波形圖(本院卷四第350至355頁)，甲證88圖M1-1為系爭產品1晶片之第一金屬層照片，圖M1-2為M1-1之第一位址產生器放大照片，圖M1-3為在M1-2標示第一位址線A1至A6之照片，圖M1-4為在M1-2標示方向電路、移位暫存器及邏輯陣列之照片，圖M1-5為在M1-2標示邏輯陣列中之T1(S5)、T2(S1)至T3(S4)及來自移位暫存器信號的路徑之照片，圖V1-1、V1-2、V1-3為M1-5位址評估電晶體之放大照片，分別顯示第一金屬(M1)層、多晶矽層及基板層(本院卷八第259至264頁)。經查，甲證62圖9至12第一位址產生器還原電路圖與甲證88圖M1-1、M1-2、M1-3、M1-4、M1-5無法勾稽，上述甲證88之相片僅標示出方向電路、移位暫存器、邏輯陣列大致位置、A1至A6、T1至T3、G1與位址評估電晶體之閘極、源極與汲極，並未完整比對出還原電路圖與相片的對應關係，無從判斷上述甲證62還原電路圖內容是否正確。甲證62圖12、圖13，當控制信號S1上升緣至S4上升緣之第1期間，位址評估電晶體導通，第一位址信號為有效，當控制信號S4上升緣至S1上升緣之第2期間，位址評估電晶體關閉，第一位址信號為無效，圖13正向模擬結果與圖12電路原理相符，同理，圖14反向模擬結果與圖12相符，圖13、14模擬結果顯示圖12第一位址產生器可產生有效或無效之第一位址信號，惟如前述，甲證62圖9至12電路圖還原步驟不完整，難認系爭產品1相片之第一位址產生器與甲證62圖9至12電路圖相同。圖13與圖14分別模擬正向與反向掃描，由於該些模擬同樣基於甲證62圖9至12還原電路圖所為之，圖13、14所示有效或無效第一位址信號之正確性尚有疑義。由於無從判斷甲證62、甲證88內容是否正確，故難認系爭產品1為系爭專利2請求項1要件編號1D'之文義所讀取。
　⑸要件編號1e'：甲證62圖9、12、13、14說明如前所述，圖15為第二位址產生器符號圖，圖16為第二位址產生器之還原電路圖，主要包含方向電路、移位暫存器、邏輯陣列(本院卷四第358至363頁)，甲證88圖M1-6為系爭產品1晶片標示第二位址產生器之第一金屬層之照片，圖M1-7為M1-6之第二位址產生器放大照片，圖M1-8為在M1-7標示第二位址線B1至B6之照片，圖M1-9為在M1-7標示方向電路、移位暫存器及邏輯陣列之照片，圖M1-10為在M1-7標示來自邏輯陣列中之T1(S2)、T2(S3)至T3(S1)及來自移位暫存器信號的路徑之照片，圖V2-1、V2-2、V2-3為M1-10位址評估電晶體之放大照片，顯示位址評估電晶體之位置，分別顯示第一金屬層(M1)、多晶矽層及基板層(本院卷八第265至270頁)。經查，甲證62圖9、12、15、16第二位址產生器還原電路圖與甲證88圖M1-6、M1-7、M1-8、M1-9、M1-10無法勾稽，其理由與要件1d’相同，是無從判斷甲證62、甲證88內容是否正確。甲證62圖12、圖13，當控制信號S3上升緣至S1上升緣之第5期間，位址評估電晶體導通，第二位址信號為有效，當控制信號S1上升緣至S3上升緣之第6期間，位址評估電晶體關閉，第二位址信號為無效，圖13正向模擬結果與圖12電路原理相符，同理，圖14正向模擬結果與圖12相符，圖13、14模擬結果顯示圖12第二位址產生器可產生有效或無效之第二位址信號，惟如前述，甲證62圖9、15、16、12電路圖還原步驟不完整，難認系爭產品1相片之第二位址產生器與甲證62圖9、15、16、12電路圖相同，故系爭產品1無法為系爭專利2請求項1要件編號1E'之文義所讀取。
　⑹要件編號1f'：甲證62圖17於噴墨晶片相片標示第一墨滴產生器，圖18於第一墨滴產生器放大圖標示切割線C-C'，圖19為第一墨滴產生器在切割線C-C'下之剖面圖，圖20為一發射單元之還原電路圖，圖21為一發射單元之符號圖，圖22為將圖20輸入電子設計軟體之發射單元電路圖，圖23為發射單元動作之模擬波形圖，圖24為第一能信號之波型圖，表1為發射單元輸入信號規格表(本院卷四第366至373頁)。甲證88圖M2-6為系爭產品1第二金屬層(M2)晶片全圖，圖M2-7標示發射單元016，並以圖F1-1至F1-4對應發射單元第二金屬層(M2)、第一金屬層(M1)、多晶矽層(Poly)與基板層(Sub)之影像，圖F1-5、F1-6為F1-2的放大相片，該些放大相片與甲證88第22頁之甲證62圖10均以相同色塊與節點名稱進行標示(本院卷八第272至277頁)。經查，甲證62圖17至19系爭產品1噴墨晶片中間標示之第一墨滴產生器與圖20電路圖無法勾稽，圖21符號圖與圖22電路圖之接腳DATASEL與PRECHARGE皆連接至外部S2，FIRE連接至外部F3，DATA連接至外部DC1，原告未完整且逐步還原甲證88圖F1-1至F1-6相片的第一墨滴產生器之所有元件與其連接關係，無法確認甲證62圖20、圖21、圖22是否正確。甲證88圖F1-5標示F3與電阻器一端相連，甲證62圖20之發射電阻器經由端子FIRE連接F3，兩者連接關係相符，惟甲證88未交代圖F1-5發射單元之第一發射線是否確實連接至圖M2-3之F3，且圖M2-3之F3解析度不足，無法確認紅線標示F3是否為真，甲證62與甲證88無法對應要件1F'之「且其係組配來響應於第一能信號」。另外甲證88圖F1-6雖顯示A̅1̅、A̅2̅，圖F1-3、F1-4顯示A̅1̅、A̅2̅分別連接至其中兩個電晶體之閘極，惟甲證88未指出A̅1̅、A̅2̅是否來自第一位址產生器，甲證62與甲證88無法對應要件1F'之「基於有效的第一位址信號」。由於甲證88未完整解析發射單元，從而無法確認甲證62圖20發射單元之還原電路圖的正確性，甲證62圖23、圖24模擬之正確性既無法確定，則該部分模擬無法對應要件1F'之「響應於該第一能信號」與「有效的第一位址信號」，故系爭產品1未為系爭專利2請求項1要件編號1F'之文義所讀取。　
　⑺要件編號1g'：
　　甲證62圖17於噴墨晶片相片標示第二墨滴產生器，圖18於第二墨滴產生器放大圖標示切割線C-C'，圖19為第二墨滴產生器在切割線C-C'下之剖面圖，圖20為一發射單元之還原電路圖，圖25為一發射單元之符號圖，圖26為將圖20輸入電子設計軟體之發射單元電路圖，圖27為發射單元動作之模擬波形圖，圖28為第二能信號之波型圖，表2為發射單元輸入信號規格表。甲證88圖M2-6為系爭產品1第二金屬層(M2)晶片全圖，圖M2-8標示發射單元169，並以圖F2-1至F2-4對應發射單元第二金屬層(M2)、第一金屬層(M1)、多晶矽層(Poly)與基板層(Sub)之影像，圖F2-5、F2-6為F2-2的放大相片，該些放大相片與甲證88第22頁之甲證62圖10均以相同色塊與節點名稱進行標示(本院卷八第272至277頁)。依前開要件編號1f'所述之理由，系爭產品1無法為系爭專利2請求項1要件編號1G'之文義所讀取。
　⑻要件編號1h'、1i'：
　①甲證62圖13、14分別為正向掃描與反向掃描時，第一位址產生器與第二位址產生器之模擬信號波形圖(本院卷四第362至363頁)。原告主張甲證62圖13正向之期間9與圖14反向之期間10，當第二位址信號B1N至B6N為無效時，第一位址信號A1N至A6N為有效，其原理與要件1D'、1E'產生有效、無效之第一或第二位置相同，當控制信號S1上升緣至S4上升緣之第1期間，位址評估電晶體導通，第一位址信號為有效，當控制信號S4上升緣至S1上升緣之第2期間，第一位址信號為無效，當控制信號S3上升緣至S1上升緣之第5期間，第二位址信號為有效，當控制信號S1上升緣至S3上升緣之第6期間，第二位址信號為無效。循序輸入控制信號S1至S6對應輸出之第一、第二位址信號，依時序前後分為三個期間，整理控制信號、第一位址信號與第二位址信號之關係如下：
　⓵當控制信號S1上升緣至S3上升緣之期間，第一位址信號為有效，第二位址信號為無效，相當於甲證62第50頁圖13第9期間與第51頁圖14第10期間。
  ⓶當控制信號S3上升緣至S4上升緣之期間，第一位址信號為有
　  效，第二位址信號為有效，相當於甲證62第50頁圖13第9期
　　間後控制信號S3為高位準之期間。
　⓷當控制信號S4上升緣至S1上升緣之期間，第一位址信號為無
　　效，第二位址信號為有效，相當於甲證62第54頁圖13第11期
　　間與第55頁圖14第12期間。
　②上述第⓵、⓷點期間，內容分別對應要件1H'、1I'，惟第⓵、⓷點之期間長度並不相等，且依申請專利範圍解釋「第一位址產生器」、「第二位址產生器」，要件1H'、1I'須同時比對且不可分割，第⓶點期間，第一位址信號、第二位址信號皆為有效，不符原告於114年6月13日舉發答辯書(乙證16第5頁，本院卷八第25頁)明確主張兩個位址產生器的其中一個位址產生器產生有效的位址信號時，另一個位址產生器則產生無效的位址信號，也不同於申請專利範圍解釋「第一位址產生器」、「第二位址產生器」之其中一者無效，另一者則為有效之兩種輸出態樣，參系爭專利2說明書與圖13、14，第一位址信號與第二位址信號不會出現同時為有效之情況，原告未進一步說明期間長度不等與同時產生有效位址信號原因，是甲證62圖9至12、15、16電路圖是否正確還原，或信號輸入條件是否誤並非無疑。又如前所述，甲證62圖9至12、15、16電路圖還原步驟不完整，難認系爭產品1相片之第一、第二位址產生器與甲證62圖9至12、15、16電路圖相同，及圖13、14模擬結果是否正確，故難認系爭產品1為系爭專利2請求項1要件編號1H'、1I'之文義所讀取。
  ⒊綜上，系爭產品1雖有系爭專利2請求項1要件編號1A'之技術特徵，但未包含要件編號1B'至1I'之技術特徵，故系爭產品1並未包含系爭專利2請求項1之全部技術特徵，未落入系爭專利2請求項1之文義範圍。　　　
　㈡系爭專利2請求項2至4、7至9、16均係請求項1之直接附屬項，系爭專利2請求項17依附於請求項16，請求項18、19依附於請求項17，是系爭專利2請求項17至19均係請求項1之間接附屬項，解釋上應包含請求項1之全部技術特徵及進一步限定之技術特徵，因系爭產品1未落入系爭專利2請求項1之文義範圍，故系爭產品1亦未落入系爭專利2請求項2至4、7至9、16至19的文義範圍。
　㈢系爭產品2至4未落入系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍：
　　原告以甲證63至65(侵權比對表)、甲證63-1至65-1(侵權比對簡表)主張系爭產品2至4落入系爭專利1請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍，又以甲證89至91補充系爭專利2與系爭產品2至4等效電路、晶片結構之比對表云云。經查，甲證63至65除分析標的物(系爭產品2至4)與系爭產品1不同外，其餘分析手法與比對內容與甲證62、62-1、88並無實質差異，依前開所述，系爭產品2至4亦未落入系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍。
陸、綜上所述，系爭產品均未落入系爭專利1請求項1至3、9之文義範圍，亦均未落入系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍，並無侵害原告系爭專利權之情事。從而，原告主張依前揭規定，請求判決如前述聲明所載，並無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。
柒、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據資料，經本院審酌後認與判決結果不生影響，爰不一一論列。另原告聲請關於損害賠償之調查證據事項，亦無調查必要，附此敘明。且原告既不得以系爭專利遭侵害請求被告排除、防止侵害、銷毀及賠償損害，本件即無另為中間判決之必要，爰為終局判決。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2條、民事訴訟法第78條，判決如主文。　　
中　　華　　民　　國　　115 　年　　7 　　月　　22　　日
                          智慧財產第二庭
                                  法  官　王碧瑩
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　115 　年　　7 　　月　　22　　日
                                  書記官  江定宜
附註：
智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項
Ⅰ智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律
  師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察
  官、律師資格者，不在此限：
  一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴
　　  訟法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。
  二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事
　　  訴訟事件。
  三、第二審民事訴訟事件。
  四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其
　　  他事件之聲請或抗告。
  五、前四款之再審事件。
  六、第三審法院之事件。
  七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。
Ⅴ當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人
  為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，
  並經法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。

智慧財產及商業法院民事判決　

114年度民專訴字第21號

原　　　告　  Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

              （惠普研發公司）

法定代理人　  Benjamin Searle

訴訟代理人　  楊代華律師

          　  陳佳菁律師

複 代理 人　  許書瑋律師

訴訟代理人　　陳香羽律師

　　　　　　  吳弈錡專利師  

　　　　　　  呂正忠專利師  

被　　　告　  研能科技股份有限公司

兼法定代理人　莫皓然       

共      同

訴訟代理人　  何愛文律師  

　　　　　　  王仁君律師  

　　　　　    洪振盛律師

複 代理 人　  林伯榮律師　　　　　　 

訴訟代理人　　黃仁宜律師(言詞辯論後解除委任) 

上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民

國115年6月17日言詞辯論終結，判決如下：

    主  文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

　　事實及理由

甲、程序部分： 

　　按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國

    法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定

    或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律

    （即準據法），而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管

    轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上

    字第2259號判決意旨參照）。次按專利法所保護之智慧財產

    權益所生之第一、二審民事訴訟事件，智慧財產法院有管轄

    權，智慧財產案件審理法第9條、智慧財產及商業法院組織

    法第3條第1款分別定有明文。查本件原告為依外國法設立之

    外國法人，具有涉外因素，為涉外民事事件，原告主張被告

    所製造並販售之型號「60XL(黑色/black)」、「60XL(彩色/

    color)」、「901XL(黑色/black)」、「901(彩色/color)」

    墨水匣(下分稱系爭產品1、2、3、4，合稱系爭產品)侵害其

    所有中華民國第I323221號「具有資料信號閂鎖電路之流體

    噴出裝置」、第I338624號「流體噴出裝置（二）」(下分稱

    系爭專利1、2，合稱系爭專利)，而依原告所提出甲證35公

    證書之附件29、32、36、38、41、44、50、54所示，系爭產

    品1至4之製造國、製造商為台灣、Microjet(대만, 마이크로젯)，

    核與被告研能科技股份有限公司(下稱被告公司)英文名稱之

    特取名稱「Microjet」部分相符，且包裝盒底部載有「Made

     in Taiwan」文字，可知系爭產品係於我國境內製造(此部

    分詳後述)，又被告公司之營業所所在地設在我國境內，原

    告所主張被告侵害系爭專利之虞之行為地亦在本國境內，自

    得類推適用民事訴訟法第2條第2項、第15條第1項規定，本

    院具有管轄權，至被告公司辯稱系爭產品為原告委託第三人

    於韓國網站購買、運送，再由第三人運送系爭產品至臺灣並

    於中國大陸進行鑑定，均屬境外行為，本院並無管轄權云云

    ，核屬無據。

乙、實體部分：

壹、原告主張：

一、原告為系爭專利1、2之專利權人，專利權期間分別自民國99

    年4月11日至115年10月1日、100年3月11日至114年3月21日

    止。詎原告委託訴外人Pinkerton調查公司自韓商JC Line株

    式會社(JC Line Co,Kr)官方網頁購買被告公司所製造並販

    售之系爭產品，並經訴外人上海新微技術研發中心有限公司

    為侵權比對，認系爭產品已落入系爭專利1請求項1至3、9及

    系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍，被告公

    司明知或有能力查證知悉系爭專利之存在，卻未盡防止侵權

    責任，應有故意或過失侵害系爭專利權，爰依專利法第96條

    第1、3項規定，請求被告公司排除、防止侵害及銷毀；依專

    利法第96條第2項、民法第184條第1項前段、第177條第2項

    、第179條規定，請求被告公司負損害賠償責任；另被告莫

    皓然為被告公司之負責人，爰依公司法第23條第2項之規定

    ，與被告公司連帶負損害賠償責任等語。

二、並聲明：㈠被告等應連帶給付原告新臺幣(下同)10,000,000

    元暨自本起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之

    5計算之利息。㈡被告公司不得直接或間接、自行或委請他人

    製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口系爭產品或其他侵

    害系爭專利1之產品。㈢被告公司應將尚未售出已製造、為販

    賣之要約、陳列、使用系爭產品或其他侵害系爭專利1產品

    之成品、半成品及從事侵害行為之原料與器具回收及銷毀。

    ㈣訴訟費用由被告等連帶負擔。㈤就第一項之聲明，原告願供

    擔保，請准宣告假執行。

貳、被告等則以：

一、原告購買之系爭產品非於我國販售，而係原告委託訴外人自

    韓國網站購買、運送至臺灣，且購買、交付與配送過程均發

    生於韓國，並於上海進行產品鑑定，是被告公司於我國境內

    無實施系爭專利之行為。又原告所提之證據資料均無法證明

    系爭產品為被告公司所製造、販售、有侵害系爭專利之行為

    ，且系爭產品為被告公司使用原告已出售之墨水匣回收填充

    墨水，屬專利權耗盡產品，是原告主張訴之聲明第二、三項

    顯無理由。另原告之侵權比對分析表未正確解釋系爭專利之

    專利申請範圍，系爭產品未落入系爭專利1請求項1至3、9及

    系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍。又系爭

    專利1說明書之內容違反93年專利法第26條第2項規定；系爭

    專利1請求項1至3之申請專利範圍，違反93年專利法第26條

    第3項規定；乙證6、7足以證明系爭專利1請求項1至3不具新

    穎性及進步性；乙證6、7之組合，足以證明系爭專利1請求

    項1至3不具進步性；乙證7足以證明系爭專利1請求項9不具

    新穎性；乙證7、乙證7、19之組合、乙證6、7、19之組合，

    足以證明系爭專利1請求項9不具進步性。另系爭專利2說明

    書之內容違反99年專利法第26條第2項規定；系爭專利2請求

    項1至4、7至9及16至19之申請專利範圍，違反99年專利法第

    26條第3項規定；乙證8足以證明系爭專利2請求項1不具新穎

    性；乙證8、9、乙證8、9之組合足以證明系爭專利2請求項1

    至4、7至9、16至19不具進步性，故系爭專利有應撤銷事由

    ，原告不得對被告主張專利權等語，置為抗辯。

二、並答辯聲明：㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回。㈡訴訟費用

    由原告負擔。㈢如受不利判決，請准供擔保免為假執行。

參、兩造不爭執事項(本院卷七第347頁，並依判決格式修正或刪

    減文句）：

一、原告為系爭專利1之專利權人，申請日為95年10月2日，公告

    日為99年4月11日，專利權期間自99年4月11日至115年10月1

    日止。

二、原告為系爭專利2之專利權人，申請日為94年3月22日，公告

    日100年3月11日，專利保護期間自100年3月11日起至114年3

    月21日止。專利權期限已屆至。

三、被告莫皓然係被告公司之負責人。

四、原告所屬集團生產HP品牌之墨水匣產品型號包括60XL（黑色

    /black）、60XL（彩色/color）、901XL（黑色/black）與9

    01（彩色/color）。

五、原告委託第三人Pinkerton調查公司自韓商JC Line株式會社

    (JC Line Co.Kr)官方網頁購買系爭產品。

六、被告公司設立於85年並登記「CC01110資料儲存及處理設備

    製造業」作為所營事業之營業項目，該營業項目包括研究、

    開發、生產、製造及銷售噴墨式印頭填充墨水、噴墨式列印

    頭墨水匣等產品。　　

肆、兩造爭執事項(本院卷九第8至9頁、本院卷十一第13頁，並

    依判決格式修正或刪減文句）：　　

一、本件本院是否有管轄權？

二、甲證35附件88至94所示之60XL（黑色/black）、甲證35附件

    73至80所示之60XL（彩色/color）、甲證35附件95至101所

    示之901XL（黑色/black）、甲證35附件81至87所示之901（

    彩色/color）墨水匣是否為被告公司所生產、銷售？

三、系爭產品是否係被告使用原告公司已出售之墨水匣回收填充

    墨水？若是，被告前開行為，是否有專利權耗盡原則之適用

    ？

四、申請專利範圍用語解釋：

  ㈠系爭專利1請求項1之「閂鎖電路」一詞之文義？

  ㈡系爭專利1請求項1之「閂鎖資料信號」一詞之文義？

  ㈢系爭專利2請求項1之「第一位址產生器」、「第二位址產生

    器」一詞之文義?

  ㈣系爭專利2請求項4之「角隅」一詞之文義?

五、專利侵權部分：

  ㈠系爭產品是否落入系爭專利1請求項1至3、9之文義範圍？

  ㈡系爭產品是否落入系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文

    義範圍？

六、專利有效性部分：

  ㈠系爭專利1部分：  

  ⒈系爭專利1說明書內容是否違反93年專利法第26條第2項規定

    ，未明確且充分揭露？

  ⒉系爭專利1請求項1至3之申請專利範圍是否違反93年專利法第

    26條第3項規定，不為發明說明及圖式所支持？

  ⒊乙證6是否足以證明系爭專利1請求項1至3不具新穎性？

  ⒋乙證7是否足以證明系爭專利1請求項1至3不具新穎性？

  ⒌乙證6是否足以證明系爭專利1請求項1至3不具進步性？

  ⒍乙證7是否足以證明系爭專利1請求項1至3不具進步性？

  ⒎乙證6、7之組合是否足以證明系爭專利1請求項1至3不具進步

    性？

  ⒏乙證7是否足以證明系爭專利1請求項9不具新穎性?

  ⒐乙證7、乙證7、19之組合、乙證6、7、19之組合是否足以證

    明系爭專利1請求項9不具進步性?

  ㈡系爭專利2部分：  

　⒈系爭專利2說明書內容是否違反99年專利法第26條第2項規定

    ，未明確且充分揭露？

　⒉系爭專利2請求項1至4、7至9及16至19之申請專利範圍是否違

    反99年專利法第26條第3項規定，不為發明說明及圖式所支

    持？

　⒊乙證8是否足以證明系爭專利2請求項1不具新穎性？

　⒋乙證8是否足以證明系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19不

    具進步性？

　⒌乙證9是否足以證明系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19不

    具進步性？

　⒍乙證8、9之組合是否足以證明系爭專利2請求項1至4、7至9、

    16至19不具進步性？

　㈢原告依專利法第96條第1、3項規定，請求被告公司排除、防

    止侵害及銷毀，有無理由？

　㈣原告依專利法第96條第2項、民法第177條第2項、第179條、

    第184條第1項前段及公司法第23條第2項之規定，擇一請求

    被告等連帶負損害賠償責任，有無理由？如有，金額為何？

伍、得心證之理由：

一、系爭專利1之技術分析：　　

　㈠系爭專利1之技術內容：　

　⒈系爭專利1所欲解決問題：

　　隨著噴墨列印頭已逐步形成，液滴產生器之個數已增加以改

    善列印速度及/或品質。每一列印頭的液滴產生器之個數增

    加已形成在一列印頭模要使被增加之擊發電阻器的個數激能

    時在列印頭模上被要求之輸入填襯的個數增加結果。在一型

    式之列印頭中，每一個擊發電阻器被耦合至對應的輸入填襯

    以提供電力使擊發電阻器激能。每一個擊發電阻器有一輸入

    填襯，此在隨著擊發電阻器之數目增加而變成不務實的(參

    系爭專利1說明書先前技術第6頁第1至8行，本院卷一第124

    頁)。　

　⒉系爭專利1之技術手段：　

　　系爭專利1提供一種流體噴出裝置包括一第一擊發線路、一

    第二擊發線路、資料線路、閂鎖電路、第一液滴產生器與第

    二液滴產生器。該第一擊發線路被適應於以指引包括有第一

    能量脈衝之一第一能量信號及該第二擊發線路被適應於以指

    引包括有第二能量脈衝之一第二能量脈衝。該等資料線路被

    適應於指引代表一影像之資料信號及該閂鎖電路被組配以閂

    鎖該等資料信號來根據至少一時鐘信號來提供閂鎖資料信號

    。該等第一液滴產生器被組配以響應該第一能量信號而根據

    該等閂鎖資料信號來噴出流體，及該等第二液滴產生器被組

    配以響應該第二能量信號而根據該等閂鎖資料信號來噴出流

    體(參系爭專利1說明書發明內容第6頁第23行至第7頁第9行

    ，本院卷一第124至125頁)。

　⒊系爭專利1之功效：　

　　雙倍資料率擊發胞元電路閂鎖在來自預先充電信號中每一個

    高電壓脈衝之每一條資料線路的二個資料位元中。因而，兩

    倍之擊發電阻器可不須增加擊發次數或輸入墊個數地被激能

    。每一個輸入墊之液滴產生器個數可例如藉由增加在一列印

    頭上的液滴產生器個數及使用相同個數之輸入墊或使用在列

    印頭上相同個數之液滴產生器並減少輸入墊個數而被增加。

    具有較多液滴產生器之列印頭典型上以較高品質及/或列印

    速度來列印。同樣地，具有較少輸入墊之列印頭典型上比具

    有較少輸入墊之列印頭的成本較低。(參系爭專利1說明書第

    39頁第14至23行，本院卷一第157頁)

　㈡系爭專利1主要圖式：

 圖1 一噴墨列印系統之實施例    圖2 一列印頭模之一實施例的一部分  圖3 一列印頭模之實施例中位於沿著墨水饋送槽的液滴產生器之佈置圖  圖4 在一列印頭模之一實施例中被運用的一擊發胞元之實施例  圖5一噴墨列印頭擊發胞元陣列之一實施例  圖6 一前置充填之擊發胞元的一實施例 圖7 一噴墨列印頭擊發胞元陣列的一實施例  圖8 一擊發胞元陣列之一實施例的作業  圖9 被組配以閂鎖資料之預先被充填的擊發胞元之一實施例  圖10 一個雙倍資料率之擊發胞元電路  圖11 一個雙倍資料率之擊發胞元電路的作業  圖12 一前置充填擊發胞元的一實施例  圖13 使用第12圖之前置充填擊發胞元的一個雙倍資料率之擊發胞元電路的作業  圖14 一個二通電晶體前置充填擊發胞元的一實施例  圖15 使用第12圖之前置充填擊發胞元與第14圖之二通電晶體前置充填擊發胞元的一實施例之作業  

　㈢系爭專利1申請專利範圍：

　　系爭專利1申請專利範圍共16項，其中第1、9、12、16項為

    獨立項，其餘為附屬項。原告主張系爭產品落入系爭專利1

    請求項1至3、9，內容如下：

　⒈請求項1：一種流體噴出裝置，其包含：組配來傳導包括有第

    一能量脈衝之一第一能量信號之一第一擊發線路；組配來傳

    導包括有第二能量脈衝之一第二能量信號之一第二擊發線路

    ；組配來傳導代表一影像之資料信號之資料線路；組配以閂

    鎖該等資料信號來提供閂鎖資料信號之閂鎖電路；第一液滴

    產生器，其組配來根據該等閂鎖資料信號以響應該第一能量

    信號來噴出流體；以及第二液滴產生器，其組配來根據該等

    閂鎖資料信號以響應該第二能量信號來噴出流體；其中該閂

    鎖電路藉由一時鐘信號來閂鎖該等資料信號，以及該閂鎖電

    路藉由脈衝充電控制信號來閂鎖該等資料信號。

　⒉請求項2：如申請專利範圍第1項所述之流體噴出裝置，其中

    該等第一能量脈衝之一包括一起動時間與一結束時間，及該

    等第二能量脈衝之一在該起動時間與該結束時間之間被起動

    。

　⒊請求項3：如申請專利範圍第1項所述之流體噴出裝置，其中

    該第一擊發線路與第二擊發線路電氣式地隔離。

　⒋請求項9：一種流體噴出裝置，其包含：組配來傳導包括有第

    一能量脈衝之一第一能量信號之一第一擊發線路；組配來傳

    導包括有第二能量脈衝之一第二能量信號之一第二擊發線路

    ；組配來傳導代表一影像之資料信號之資料線路；組配來依

    照至少一時鐘信號以閂鎖該等資料信號，來提供閂鎖資料信

    號之閂鎖電路；該閂鎖電路包括組配來藉由一時鐘信號來閂

    鎖該等資料信號，以提供第一時序資料信號之第一閂鎖器，

    該閂鎖電路也包括組配來藉由脈衝充電控制信號來閂鎖該等

    資料信號及該等第一時序資料信號，以提供該等閂鎖資料信

    號之第二閂鎖器；第一液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖

    資料信號以響應該第一能量信號來噴出流體；以及第二液滴

    產生器，其組配來根據該等閂鎖資料信號以響應該第二能量

    信號來噴出流體。　

二、系爭專利2之技術分析：

　㈠系爭專利2之技術內容：　

　⒈系爭專利2所欲解決問題：

　　製造商仍然持續嘗試減少一個噴墨頭晶粒上之輸入襯墊數目

    及增加墨滴產生器數目。具有較少輸入墊之噴墨頭典型可比

    有較多輸入墊之噴墨頭成本降低。此外，有較多墨滴產生器

    之噴墨頭典型係以較高品質及/或列印速度列印。為了維持

    成本以及提供特殊列印條帶高度，噴墨頭晶粒大小可能不會

    隨墨滴產生器數目之增加而顯著改變。隨著墨滴產生器密度

    之增高與輸入墊數目之減少，噴墨頭晶粒佈局逐漸變複雜(

    參系爭專利2說明書先前技術第7頁第1至8行，本院卷一第22

    7頁)。　

　⒉系爭專利2之技術手段：

　　同系爭專利1(參系爭專利2說明書中文發明摘要第3頁，本院

    卷一第223頁)。

　㈡系爭專利2主要圖式：

 圖1 噴墨列印系統之一具體例  圖2一噴墨頭晶粒之一具體例之一部分  圖3於一噴墨頭晶粒之一具體例，位於沿墨水進給開槽之墨滴產生器之佈局圖  圖4於噴墨頭晶粒之一具體例採用之發射單元之一具體例  圖5示意圖顯示噴墨頭發射單元陣列之一具體例  圖6 示意圖顯示預充電發射單元之一具體例  圖7示意圖顯示噴墨頭發射單元陣列之一具體例  圖8時程圖顯示發射單元陣列之一具體例之操作  圖9於一噴墨頭晶粒之位址產生器之一具體例   圖11於正向方向之位址產生器之操作 圖12於反向方向之位址產生器之操作     圖13一噴墨頭晶粒之2位址產生器及六個發射群之一具體例  圖14 一噴墨頭晶粒之位址產生器之正向及反向操作  

　㈢系爭專利2申請專利範圍：

　　系爭專利2申請專利範圍共19項，其中第1、12項為獨立項，

    其餘為附屬項。原告主張系爭產品落入請求項1至4、7至9、

    16至19，內容如下：

　⒈請求項1：一種流體噴出裝置，其包含：適合傳輸包含多數能

    脈波之一第一能信號之一第一發射線；適合傳輸包含多數能

    脈波之一第二能信號之一第二發射線；組配來提供有效或無

    效之第一位址信號之一第一位址產生器；組配來提供有效或

    無效之第二位址信號之一第二位址產生器；電耦接至該第一

    發射線之第一墨滴產生器，且其係組配來響應於該第一能信

    號而基於有效的第一位址信號噴出流體；以及電耦接至該第

    二發射線之第二墨滴產生器，且其係組配來響應於該第二能

    信號而基於有效的第二位址信號噴出流體；以及其中該第一

    位址產生器係被組配來在該第二位址產生器提供無效的第二

    位址信號時提供有效的第一位址信號，而該第二位址產生器

    係被組配來在該第一位址產生器提供無效的第一位址信號時

    提供有效的第二位址信號。

　⒉請求項2：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其中該第

    一位址產生器係設置於該流體噴出裝置之第一半部，以及該

    第二位址產生器係設置於該流體噴出裝置之第二半部；以及

    其中該第一墨滴產生器係設置於該第一半部，該第二墨滴產

    生器係設置於該第二半部。

　⒊請求項3：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其中該第

    一位址產生器係設置於該流體噴出裝置之一端，以及該第二

    位址產生器係設置於該流體噴出裝置之另一端。

　⒋請求項4：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其中該第

    一位址產生器係設置於該流體噴出裝置之一角隅，以及該第

    二位址產生器係設置於該流體噴出裝置之另一角隅。

　⒌請求項7：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其包含：

    具有一長度之一流體進給源，其中該等第一墨滴產生器各自

    係流體式耦接至該流體進給源；以及適合傳輸該等第一位址

    信號之位址線，其中該等第一墨滴產生器係組配來基於由該

    等第一位址線所提供之該等第一位址信號作響應，其中該第

    一發射線及該等位址線係沿該流體進給源之長度之一部分設

    置為非重疊之金屬線。

　⒍請求項8：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其包含一

    流體進給源，其中該等第一墨滴產生器中之各墨滴產生器以

    及該等第二墨滴產生器中之各墨滴產生器係流體式耦接至該

    流體進給源。

　⒎請求項9：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其包含一

    流體進給源，其中該等第一墨滴產生器係設置於該流體進給

    源之相對兩側上，以及該等第一墨滴產生器各自係流體式耦

    接至該流體進給源；以及該等第二墨滴產生器係設置於該流

    體進給源之相對兩側上，以及該等第二墨滴產生器各自係流

    體式耦接至該流體進給源。

　⒏請求項16：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其包含：

    組配來傳輸該等第一位址信號之第一位址線；組配來傳輸該

    等第二位址信號之第二位址線；其中該第一墨滴產稱器包含

    電耦接至該等第一位址線之第一電阻器；以其中該第二墨滴

    產稱器包含電耦接至該等第二位址線之第二電阻器；以及其

    中該第一位址產生器及該等第一電阻器係位於該流體噴出裝

    置之第一部分；以及該第二位址產生器及該等第二電阻器係

    位於該流體噴出裝置之第二部分。

　⒐請求項17：如申請專利範圍第16項之流體噴出裝置，其中該

    等第一位址線係僅設置於該第一部分；以及該等第二位址線

    係僅設置於該第二部分。

　⒑請求項18：如申請專利範圍第17項之流體噴出裝置，其中該

    等第一位址線及該第一發射線係僅設置於第一部分；以及該

    等第二位址線及該第二發射線係僅設置於第二部分。

　⒒請求項19：如申請專利範圍第17項之流體噴出裝置，包含：

    具有一長度之一流體進給源，其中該第一發射線及該等第一

    位址線係沿該流體進給源之長度之一部分而設置成非重疊之

    金屬線。　

三、系爭產品技術內容：　　

　㈠系爭產品1至4之技術描述：

　⒈由甲證48(60XL墨盒(黑色)檢測報告)、甲證49(60XL墨盒(彩

    色)檢測報告)、甲證50(901XL墨盒(黑色)檢測報告)、甲證5

    1(901墨盒(彩色)檢測報告)可知系爭產品1至4包裝盒正面分

    別具有Replacement CC641W(60XL)、Replacement CC644W(6

    0XL)、Replacement 654(901XL)與Replacement 656(901)等

    字樣，表示可用以替代原廠型號(括號內所示)之原廠墨水匣

    。

　⒉甲證48至51為原告委託上海新微技術研發中心有限公司對系

    爭產品進行樣品分析與還原工程內容。首先進行樣品拆封、

    晶片取出處理，續以光學顯微鏡對系爭產品晶片外觀拍照，

    經由清潔與去層處理，由上而下觀察包括每二金屬層、第一

    金屬層、多晶層、有源染色層等各層背景，通過反向分析軟

    體可完成晶片電路提取，包括晶片主要電路、地址生成器、

    移位寄存器、發射單元與邏輯陣列等。接著使用掃描式電子

    顯微鏡(SEM)及X射線能量散布分析儀(EDS)對發熱電阻、地

    址線、火線進行能量譜成分分析。另外對液滴生成器進行縱

    向剖面，確認其內部結構。最後依據晶片電路提取，對地址

    產生器與發射單元進行模擬。

　⒊系爭產品外觀部分，甲證95(本院卷十第107、109、112、114

    頁)顯示系爭產品墨水匣外殼頂面之卡榫B’皆具有類似笑臉

    形狀的向上弧狀結構。

　㈡系爭產品之照片：　　

　　

　系爭產品在墨水匣外殼頂面具有卡榫A’與卡榫B’

四、解釋申請專利範圍部分：

　㈠系爭專利1請求項1之「閂鎖電路」之解釋：

　⒈按發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利

    範圍時，並得審酌說明書及圖式，專利法第58條第4項定有

    明文。因說明書所載之申請專利範圍通常僅就請求保護範圍

    為必要之敘述，如有未臻明確之處，自有審酌說明書及圖式

    解釋申請專利範圍之必要。一般而言，為正確解釋申請專利

    範圍，尚得參酌內部證據與外部證據，並以內部證據為優先

    （最高行政法院104年判字第308號判決意旨參照）。

　⒉參考系爭專利1請求項1與閂鎖電路相關記載「組配以閂鎖該

    等資料信號來提供閂鎖資料信號之閂鎖電路」、「其中該閂

    鎖電路藉由一時鐘信號來閂鎖該等資料信號，以及該閂鎖電

    路藉由脈衝充電控制信號來閂鎖該等資料信號」，系爭專利

    1說明書第7頁第4至6行「該等資料線路被適應於指引代表一

    影像之資料信號及該閂鎖電路被組配以閂鎖該等資料信號來

    根據至少一時鐘信號來提供閂鎖資料信號」(本院卷一第125

    頁)，說明書第66頁第6至10行「資料閂鎖電晶體184之閘極

    電氣式地被耦合於接收一資料時鐘信號DCLK之資料時鐘線路

    190及預先充電通過電晶體186之閘極電氣式地被耦合於接收

    預先充電信號PRECHARGE的預先充電線路132」(本院卷一第1

    84頁)與圖14，考量輸入、控制與輸出信號之數量、功能與

    目的，閂鎖電路應解釋為「藉由一時鐘信號及脈衝充電控制

    信號來閂鎖資料信號，以提供閂鎖資料信號的電路」。　

　㈡系爭專利1請求項1之「閂鎖資料信號」之解釋：

　　參考系爭專利1請求項1與閂鎖資料信號相關記載「組配以閂

    鎖該等資料信號來提供閂鎖資料信號之閂鎖電路」，系爭專

    利1說明書第7頁第4至6行「該等資料線路被適應於指引代表

    一影像之資料信號及該閂鎖電路被組配以閂鎖該等資料信號

    來根據至少一時鐘信號來提供閂鎖資料信號」(本院卷一第1

    25頁)，可知閂鎖信號為資料信號經閂鎖電路閂鎖後之輸出

    ，「閂鎖資料信號」應解釋為「經閂鎖電路閂鎖後所輸出的

    資料信號」。

　㈢系爭專利2請求項1之「第一位址產生器」、「第二位址產生

    器」之解釋：

　⒈系爭專利2請求項1「第一位址產生器」與「第二位址產生器

    」應按要件1H’「其中該第一位址產生器係被組配來在該第

    二位址產生器提供無效的第二位址信號時提供有效的第一位

    址信號，而」、要件1I’「該第二位址產生器係被組配來在

    該第一位址產生器提供無效的第一位址信號時提供有效的第

    二位址信號」之文字直接進行解釋，另由系爭專利2說明書

    第94頁第13行至99頁第10行(本院卷一第314至319頁)與圖14

    ，於1128位址線、1130位址線提供之有效位址1172、1174、

    1178，當~A1-~A7提供有效位置時，~B1-~B7提供無效位置(

    全零代表非活性位址信號)，反之，當~B1-~B7提供有效位置

    時，~A1-~A7提供無效位置，故「第一位址產生器」、「第

    二位址產生器」應解釋為「當第二位址產生器提供無效的第

    二位址信號時，第一位址產生器提供有效的第一位址信號，

    而當第一位址產生器提供無效的第一位址信號時，第二位址

    產生器提供有效的第二位址信號」。

　⒉被告雖辯稱「第一位址產生器」與「第二位址產生器」應解

    釋為「當第一位址產生器提供位址信號時，第二位址產生器

    不提供位址信號，相反亦然」云云(本院卷七第371頁)，惟

    依系爭專利2說明書可知提供有效位址之反義詞應為提供無

    效位址，依系爭專利2說明書與圖14，當一個位址信號週期

    結束，下一個週期還沒有開始，依電學之通常知識，此時無

    效位址信號匯流排的電位可能是上一次殘留數值，或是浮接

    狀態，而不提供位址為特定的資料傳輸或通訊協定中，完全

    不啟用、不傳送位址匯流排的訊號，不提供位址與提供無效

    位址分屬不同技術內容，故被告所辯並非可採。

　㈣系爭專利2請求項4之「角隅」之解釋：

　　依系爭專利2說明書第144頁與圖22記載「位址產生器1800a

    及1800b係位於噴墨頭晶粒1700之對角。位址產生器1800a係

    位於由噴墨頭晶粒邊1700b及1700c所界限之角隅。位址產生

    器1800b係位於由噴墨頭晶粒邊1700a及1700d所界限之角隅

    」(本院卷一第364頁)，由上可知，角隅於兩噴墨頭晶粒邊

    ，系爭專利2之請求項4之「角隅」應解釋為「由兩相鄰之噴

    墨頭晶粒邊所界限之角落一隅」。

五、系爭產品為被告公司所生產、銷售：

　㈠原告主張委託第三人Pinkerton調查公司自韓商JC Line株式

    會社(JC Line Co.Kr)官方網頁購買系爭產，並經臺灣臺北

    地方法院所屬民間公證人彭莉婷將含有系爭產品之包裹拆箱

    檢視，有電子交易明細、甲證35公證書可參（本院卷一第60

    7至613頁、證物袋)。被告公司雖否認系爭產品為其所生產

    、銷售，韓商JC Line株式會社非其客戶云云，惟查，依原

    告所提出甲證35公證書之附件29、36、41、50(見本院證物

    袋)所示，系爭產品之包裝盒背面第7至9行載明製造國、製

    造商為臺灣、Microjet(대만, 마이크로젯)，進口商、地址、連絡

    電話為JC Line(제이씨라인)Co., Ltd. 616-92, Ganseok-dong, 

    Namdong-gu, Incheon, 032-874-5454；附件32、38、44、5

    4所示，包裝盒底部載有「Made in Taiwan」文字，且依南

    韓環境部與民間企業合作建立的「消費者環境安全資訊系統

    」之Ecolife網站(網址：ecolife.me.go.kr）內容，可知韓

    商JC Line株式會社所販賣系爭產品來源同樣為「Microjet

    」，核與被告公司之英文名稱「MicroJet Technology Co.,

    Ltd」中之特取名稱「MicroJet」相符，有經濟部商工登記

    公示資料、國際貿易署出進口廠商登記資料在卷可稽(本院

    卷一第497頁、本院卷五第9頁)，且被告公司亦為「MicroJe

    t及圖」商標之商標權人，有經濟部智慧財產局商標檢索系

    統資料可佐(本院卷一第499至504頁)，另被告公司之營業所

    所在地設在我國境內，是被告公司於我國境內有實施系爭專

    利之行為，足認系爭產品確為被告公司所製造，並透過韓商

    JC Line株式會社對外銷售，故被告公司所辯顯非可採。

　㈡按私文書應由舉證人證其真正，民事訴訟法第357條定有明文

    。次按文書之證據力，有形式上證據力與實質上證據力之分

    。前者係指真正之文書即文書係由名義人作成而言；後者則

    為文書所記載之內容，有證明應證事實之價值，足供法院作

    為判斷而言(最高法院91年度台上字第1645號判決意旨參照)

    。被告公司雖辯稱原告所提甲證48至51-1檢測報告之產品並

    非系爭產品，檢測產品數據遭偽造、變造無法證明為被告公

    司銷售或製造云云(本院卷八第382至385頁)，惟依上開實務

    見解，被告所辯為爭執檢測報告之形式上真正，就檢測報告

    已經上海市東方公證處公證，及財團法人海峽交流基金會驗

    證，有公證書在卷可稽(本院卷三第389至608頁)，且被告公

    司亦無提出有何足以認定該公證書有偽造、變造之證據，自

    應推定具形式上真正，而系爭產品確為被告公司生產，透過

    韓商JC Line株式會社銷售，已如前述，是其此部分所辯顯

    非可採。

六、系爭產品未落入系爭專利1請求項1至3、9之文義範圍：

　㈠系爭產品1未落入系爭專利1請求項1之文義範圍：　

　⒈系爭專利1請求項1之技術內容可解析為9個要件，分別為：　

　⑴要件編號1A：一種流體噴出裝置，其包含：

　⑵要件編號1B：組配來傳導包括有第一能量脈衝之一第一能量

    信號之一第一擊發線路；

　⑶要件編號1C：組配來傳導包括有第二能量脈衝之一第二能量

    信號之一第二擊發線路；

　⑷要件編號1D：組配來傳導代表一影像之資料信號之資料線路

    ；

　⑸要件編號1E：組配以閂鎖該等資料信號來提供閂鎖資料信號

    之閂鎖電路；

　⑹要件編號1F：第一液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料

    信號以響應該第一能量信號來噴出流體；以及

　⑺要件編號1G：第二液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料

    信號以響應該第二能量信號來噴出流體；

　⑻要件編號1H：其中該閂鎖電路藉由一時鐘信號來閂鎖該等資

    料信號，以及

　⑼要件編號1I：該閂鎖電路藉由脈衝充電控制信號來閂鎖該等

    資料信號。

　⒉系爭產品1與系爭專利1請求項1之文義比對：　

　⑴要件編號1a：甲證58圖1-1為系爭產品1之包裝盒，具有Inkje

    t Print Cartridge名稱、BLACK字樣與Replacement CC461W

    (60XL)品名等文字(本院卷四第135頁)，可知圖1-1系爭產品

    1可用來替換60XL黑色墨水匣、圖2為拆除包裝後之系爭產品

    1正面外觀，具有與前述包裝盒相同之文字、圖3為拆除包裝

    後之系爭產品1背面外觀，其包含噴墨晶片可控制墨水噴出

    ，故系爭產品1為系爭專利1請求項1要件編號1A之文義所讀

    取。

　⑵要件編號1b：甲證58圖4標示接墊與第一擊發線路區域於噴墨

    晶片全圖，圖5則分別標示F5、F3接墊於噴墨晶片左側、右

    側放大圖，圖6為擊發胞元陣列的電路圖，圖7為第一能量信

    號F3之模擬時序圖(本院卷四第138至141頁)。經查，甲證58

    圖4系爭產品1之噴墨晶片相片與圖6電路圖並無法勾稽，無

    法確定圖4中間標示區域為第一擊發線路。圖5晶片右側由上

    往下第六接墊標示為F3，其標示是否正確並無其他內容可支

    持。圖7之F3的振幅、頻率與工作週期，其依據亦不明，由

    於無從判斷甲證58上述之真偽，故系爭產品1無法為系爭專

    利1請求項1要件編號1B之文義所讀取。

　⑶要件編號1c：甲證58圖4標示接墊與第二擊發線路區域於噴墨

    晶片全圖，圖5、圖6如前述，圖7為第二能量信號F5之模擬

    時序圖(本院卷四第142至144頁)。經查，甲證58圖4系爭產

    品1之噴墨晶片相片與圖6電路圖並無法勾稽，無法確定圖4

    中間標示區域為第二擊發線路。圖5晶片左側由上往下第三

    接墊標示為F5，其標示是否正確並無其他內容可支持。圖8

    之F5的振幅、頻率與工作週期，其依據亦不明，由於無從判

    斷甲證58上述第二擊發線路、第二能量信號之真偽，故系爭

    產品1無法為系爭專利1請求項1要件編號1C之文義所讀取。

　⑷要件編號1d：甲證58圖5標示F5、D3、D1接墊於噴墨晶片左側

    相片，標示F3、D2接墊於噴墨晶片右側相片，圖6為擊發胞

    元陣列的電路圖(本院卷四第146至147頁)。經查，甲證58圖

    5系爭產品1之噴墨晶片左右兩側相片與圖6電路圖並無法勾

    稽，圖5僅顯示輸入接墊D1~D3，另由甲證84-1圖M2-7、M2-8

    、M2-9、M2-10、M1-2、M1-3、M1-4，原告以圖L1-1至L1-4

    、L2-1至L2-4、L3-1至L3-4之放大相片標示閂鎖電路，由於

    相片解析度不足，無法辨認相片上之實際線路與原告標示是

    否吻合，原告也未進一步說明M1-2、M1-3、M1-4之以紅色標

    示線路是如何產生，無法確定甲證58圖5具有輸入端D1~D3連

    接至擊發胞元陣列之資料線路，且輸入接墊D1~D3標示是否

    正確並無其他內容可支持，由於無從判斷上述甲證58與甲證

    84-1內容之真偽，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項1要

    件編號1D之文義所讀取。

　⑸要件編號1e：甲證58圖5標示S4、S1、F5、D3、S5、S3、D1接

    墊於噴墨晶片左側相片，標示S2、F3、D2接墊於噴墨晶片右

    側相片，圖6為擊發胞元陣列的電路圖，包含閂鎖電路，圖9

    為閂鎖電路之電路圖，圖10為一擊發胞元之電路圖(本院卷

    四第149至152頁)。經查，甲證58圖5系爭產品1之噴墨晶片

    左右兩側相片與圖6、9、10電路圖並無法勾稽，另外，同要

    件編號1d比對，由甲證58圖5與甲證84-1圖M2-7至M2-10、M1

    -2至M1-4與L1-1至L1-4、L2-1至L2-4、L3-1至L3-4之放大相

    片無法確定具有閂鎖電路位於輸入端D1~D3與擊發胞元陣列

    之間，且輸入接墊D1~D3標示是否正確並無其他內容可支持

    ，由於閂鎖電路之資料輸入端(D1至D3)連接至接墊與資料輸

    出端(DC1至DC3)連接至擊發線路之關係皆未驗證，從甲證58

    無法判斷系爭產品1是否符合要件1E，故系爭產品1無法為系

    爭專利1請求項1要件編號1E之文義所讀取。

　⑹要件編號1f：甲證58圖11於噴墨晶片標示第一液滴產生器，

    圖12於第一液滴產生器放大圖標示切割線C-C”，圖13為第一

    液滴產生器在切割線C-C”下之剖面圖，圖10為一擊發胞元之

    還原電路圖，圖14為一擊發胞元之符號圖，圖15為一擊發胞

    元之設計電路圖，圖16為擊發胞元動作之模擬波形圖，圖17

    為第一能量信號之波型圖，表1為擊發胞元輸入信號規格表(

    本院卷四第154至161頁)。甲證84-1圖M2-12之擊發胞元016

    為第一液滴產生器，並以圖F1-1至F1-4對應擊發胞元第二金

    屬(M2)層、第一金屬(M1)層、多晶矽(Poly)層與基板(Sub)

    層之影像，圖F1-5、F1-6為F1-2的放大圖，以相同色塊與節

    點名稱標示該些放大圖與甲證58圖10，圖F1-7、F1-8為標示

    電晶體T1、T2源極、汲極與閘極之照片(本院卷八第149至15

    4頁)。經查，甲證58圖11系爭產品1之噴墨晶片中間標示之

    第一液滴產生器與圖10電路圖並無法勾稽，圖14符號圖與圖

    15電路圖之接腳DATASEL與PRECHARGE接連接至外部S2，甲證

    84-1僅於照片標示電路圖T1、T2元件之源極、汲極與閘極，

    未指明其餘元件(如T3至T6)之位置，甲證58圖10相同或近似

    色塊(黃色與粉色)標註於不同連接線造成混淆，圖F1-5、F1

    -6因為套色緣故使原有相片金屬層連接方式不明，甲證58圖

    10擊發胞元之還原電路圖仍無法與甲證84-1圖F1-1至F1-8之

    相片完整勾稽所有元件與連線方式，故系爭產品1無法為系

    爭專利1請求項1要件編號1F之文義所讀取。

　⑺要件編號1g：說明同要件編號1f，其中第一液滴產生器改為

    第二液滴產生器。經查，理由同要件編號1f，其中第一液滴

    產生器改為第二液滴產生器，故系爭產品1無法為系爭專利1

    請求項1要件編號1G之文義所讀取。

　⑻要件編號1h：甲證58圖6說明同前述，甲證84-1圖M2-6為噴墨

    晶片M2之照片，圖M2-9為M2-6左側放大圖，其中包含兩個閂

    鎖電路(D3至DC3、D1至DC1)，圖L1-1至L1-4為閂鎖電路(D1

    至DC1)M2層、M1層、多晶矽層與基板層之影像(本院卷八第1

    35至139頁)。經查，由甲證84-1圖M2-6、F2-7、F2-8、圖L1

    -1至L1-4標註D1、DC1、DCLK與TA、TB之源極、汲極與閘極

    ，與甲證58圖6之部分放大圖電晶體TA、TB及連接方式相同

    ，該些電晶體可對應閂鎖電路(D1至DC1)之部分。甲證58圖6

    輸入端D1至D3與閂鎖電路之間具有連接線，閂鎖電路與擊發

    胞元陣列輸入端DC1至DC3之間也具有連接線，而甲證84-1圖

    M2-6、M2-9、L1-1、L1-3、L1-4未有任何標示，圖L1-2僅在

    閂鎖電路標示DCLK、D1、DC1等連接線，未證明標示D1連接

    至輸入接墊D1、標示DC1連接至擊發胞元陣列輸入端DC1、標

    示DCLK連接至與時鐘信號相關電路或輸入，甲證84-1圖M1-2

    雖以紅色線條標註D1由晶片左側起經由閂鎖電路(D1至DC1)

    並連接至右側擊發胞元陣列，惟該紅色線條係直接貫穿閂鎖

    電路(D1至DC1)，該紅色線條如何產生未說明，且該圖解析

    度明顯不足，無從判辨金屬層連線是否與紅色線條相符，無

    法證明閂鎖電路(D1至DC1)組配閂鎖資料信號D1來提供閂鎖

    資料信號DC1給擊發胞元陣列，故系爭產品1無法為系爭專利

    1請求項1要件編號1H之文義所讀取。

　⑼要件編號1i：甲證58圖10為擊發胞元之還原電路圖，圖22為

    控制信號S1至S5之波型圖(本院卷四第175至176頁)，甲證84

    -1圖10同為擊發胞元之還原電路圖，輸入端DATASEL與PRECH

    ARGE接連接至S1/S2/S3/S4/S5其中之一，圖M2-11標註圖M2-

    12、圖M2-13之區域，圖M2-12包含擊發胞元016，圖2-13包

    含擊發胞元169(本院卷八第148至153頁)，圖F1-1至F1-8同

    前述要件編號1f說明。經查，由甲證84-1第27頁(本院卷八

    第150頁)圖10電晶體T1閘極連接DATASEL輸入端，PRECHARGE

    輸入端連接至未標示編號且閘極與汲極耦接之電晶體，DATA

    SEL與PRECHARGE同樣連接至S2，甲證84-1圖F1-7標示T1閘極

    ，對照圖F1-6標示S2之連線與圖F1-2之M1金屬層圖案，T1閘

    極應與S2相連，S2上部分與其他電晶體有連接關係，惟甲證

    84-1僅有標示T1與T2之閘極、汲極與源極，並未完整解析擊

    發胞元之完整電路，由原告之說明無法認定甲證84-1圖F1-1

    至F1-8電路中S2金屬層導線的連接方式與甲證84-1第27頁甲

    證58圖10相同，甲證84-1無法證明閂鎖電路閂鎖資料信號的

    控制信號即是脈衝控制信號，故系爭產品1無法為系爭專利1

    請求項1要件編號1I之文義所讀取。

　⑽原告雖主張甲證48-1圖4.1發射單元邏輯陣列與圖4.1.1發射

    單元之電路圖，其連接關係可標示於甲證58圖6、14，擊發

    胞元1133、1141(或191)之控制信號S2(或S4)可為DATASEL及

    PRECHARGE，具有充電功能，可證明系爭產品1落入系爭專利

    1請求項1要件編號1I，另由甲證48-1圖4.1與圖4.1.1可知DA

    TASEL、SELECT、PRECHARGE可接收S1~S5中之一者，FIRE可

    接收F3、F5中之一者，DATA可接收D1~D3、DC1~DC3中之一者

    ，如甲證58-2圖10-2所示云云(本院卷十一第55至58頁)。惟

    查，根據甲證48-1第16頁說明，發射單元陣列係透過反向分

    析軟體RCAD提取完成，該檢測報告僅有提供還原電路之結果

    ，並未提供分析過程，而甲證48-1圖4.1的發射單元邏輯陣

    列，其中該圖之左側顯示有上下2群發射單元，一群具有12

    行乘以14列的發射單元，右側顯示發射單元群組排列與外部

    信號之連接方式，該圖4.1並未與任何的相片進行比對與勾

    稽，難認圖4.1標示之資訊為正確，是難認由甲證48-1推知

    甲證58圖6、14之內容為正確，亦不足以證明系爭產品1落入

    系爭專利1請求項1要件編號1I之文義範圍，故原告主張顯不

    足採。

　⒊綜上，系爭產品1雖有系爭專利1請求項1要件編號1A之技術特

    徵，但未包含要件編號1B、1C、1D、1E、1F、1G、1H、1I之

    技術特徵，故系爭產品1並未包含系爭專利1請求項1之全部

    技術特徵，未落入系爭專利1請求項1之文義範圍。

　㈡系爭專利1請求項2、3均係請求項1之直接附屬項，解釋上應

    包含請求項1之全部技術特徵及進一步限定之技術特徵，因

    ，系爭產品1未落入系爭專利1請求項1之文義範圍，故系爭

    產品1亦未落入系爭專利1請求項2、3之文義範圍。

　㈢系爭產品1未落入系爭專利1請求項9之文義範圍：

　⒈系爭專利1請求項9之技術內容可解析為9個要件，分別為：　

　⑴要件編號9A：一種流體噴出裝置，其包含：

　⑵要件編號9B：組配來傳導包括有第一能量脈衝之一第一能量

    信號之一第一擊發線路；

　⑶要件編號9C：組配來傳導包括有第二能量脈衝之一第二能量

    信號之一第二擊發線路；

　⑷要件編號9D：組配來傳導代表一影像之資料信號之資料線路

    ；

　⑸要件編號9E：組配來依照至少一時鐘信號以閂鎖該等資料信

    號，來提供閂鎖資料信號之閂鎖電路；

　⑹要件編號9F：該閂鎖電路包括組配來藉由一時鐘信號來閂鎖

    該等資料信號，以提供第一時序資料信號之第一閂鎖器，

　⑺要件編號9G：該閂鎖電路也包括組配來藉由脈衝充電控制信

    號來閂鎖該等資料信號及該等第一時序資料信號，以提供該

    等閂鎖資料信號之第二閂鎖器；

　⑻要件編號9H：第一液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料

    信號以響應該第一能量信號來噴出流體；以及

　⑼要件編號9I：第二液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料

    信號以響應該第二能量信號來噴出流體。

　⒉系爭產品1與系爭專利1請求項9之文義比對：

　⑴要件編號9a、9b、9c、9d：系爭專利1要件編號9A、9B、9C、

    9D之技術特徵分別與系爭專利1要件編號1A、1B、1C、1D之

    技術特徵相同。如前所述，系爭產品1有系爭專利1請求項1

    要件編號1A之技術特徵，但未包含要件編號1B至1I之技術特

    徵，同理，系爭產品1有系爭專利1請求項9要件編號9A之技

    術特徵，但未包含要件編號9B、9C、9D之技術特徵。

　⑵要件編號9e：除甲證58-2與甲證58具有相同圖5、圖6、圖9、

    圖10之外，甲證58-2圖10-1為圖9與圖10連接示意圖，圖10-

    2為圖6部分與圖10連接示意圖(本院卷九第39至40頁)。經查

    ，系爭專利1要件編號9E與要件編號1E近似，要件編號9E更

    進一步界定「來依照至少一時鐘信號」，同要件編號1E理由

    ，甲證58-2相片欠缺閂鎖電路與時鐘信號之標示，且D1~D3

    標示是否正確並無其他內容可支持，由甲證58圖5與甲證84-

    1相片無法確定具有閂鎖電路位於輸入端D1~D3與擊發胞元陣

    列之間，圖L1-2雖標示DCLK、DC1、D1，也未證明DCLK與時

    鐘信號相關、DC1與擊發胞元陣列相連、D1與輸入接墊D1相

    連，該些相片與甲證58-2圖6、9、10、圖10-1電路圖並無法

    勾稽，由甲證58、58-2無從判斷系爭產品1具有要件編號9E

    閂鎖電路之連接特徵，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項

    9要件編號9E之文義所讀取。

　⑶要件編號9f：除前述甲證58圖6之外，甲證58-2圖6、9為第一

    閂鎖器與閂鎖電路之電路圖(本院卷九第43至44頁)。經查，

    系爭專利1要件編號9F與要件編號1H近似，要件編號9E除文

    字酌修增加「包括組配來」，更進一步界定「以提供第一時

    序資料信號之第一閂鎖器」。由前述要件編號1H理由可知，

    甲證84-1圖M2-6、M2-9標註閂鎖電路(D1至DC1)與甲證58-2

    圖9之部分放大圖電晶體TA、TB及連接方式相同，DC1相當於

    第一時序資料信號，該電路為閂鎖電路(第一閂鎖器)。甲證

    84-1圖M1-2雖以紅色線條標註D1由晶片左側起經由閂鎖電路

    (D1至DC1)並連接至右側擊發胞元陣列，惟該紅色線條係直

    接貫穿閂鎖電路(D1至DC1)，且其產生方式不明，此外，該

    圖解析度明顯不足，無從判辨金屬層連線與紅色線條是否相

    符，甲證58-2與甲證84-1皆無法證明閂鎖電路(D1至DC1)組

    配來閂鎖資料信號D1來提供第一時脈資料信號DC1給擊發胞

    元陣列，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項9要件編號9F

    之文義所讀取。

　⑷要件編號9g：甲證58-2圖10擊發胞元之還原電路圖，圖10-1

    為圖9與圖10連接示意圖，圖10-2為圖6之部分與圖10連接示

    意圖(本院卷九第46至48頁)。經查，系爭專利1要件編號9G

    與要件編號1I近似，要件編號9G除文字酌修增加「也包括組

    配來」，更進一步界定「及該等第一時序資料信號，以提供

    該等閂鎖資料信號之第二閂鎖器」。甲證58-2圖10-1顯示第

    二閂鎖器閂鎖之輸入資料來自第一閂鎖器輸出之DC1，圖10-

    2顯示第二閂鎖器閂鎖資料訊號D1，惟上述電路之連接關係

    並未有相對應的相片解析，甲證58-2與甲證84-1並未有相關

    照片可資證明，另外同要件編號1i理由，甲證58-2、甲證84

    -1無法證明閂鎖電路閂鎖資料信號的控制信號即是脈衝充電

    控制信號，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項9要件編號9

    G之文義所讀取。

　⑸要件編號9h、9i：系爭專利1請求項9要件編號9H、9I之技術

    特徵與要件編號1F、1G之技術特徵相同，如前所述，系爭產

    品1未包含要件編號1F、1G之技術特徵，同理，系爭產品1亦

    未包含系爭專利1請求項9要件編號9H、9I之技術特徵。

　⒊綜上，系爭產品1雖有系爭專利1請求項9要件編號9A之技術特

    徵，但未包含要件編號9B至9I之技術特徵，故系爭產品1並

    未包含系爭專利1請求項9之全部技術特徵，未落入系爭專利

    1請求項9之文義範圍。

　㈣系爭產品2至4未落入系爭專利1請求項1至3、9之文義範圍：

　　原告另以甲證59、60-2、61(分別以系爭產品2至4比對系爭

    專利1請求項1至3侵權比對表)與甲證59-2、60-3、61-2(分

    別以系爭產品2至4與系爭專利1請求項9侵權比對簡表)主張

    系爭產品2至4落入系爭專利1請求項1至3、9之文義範圍，另

    以甲證85至87補充系爭專利1與系爭產品2至4等效電路、晶

    片結構之比對表，經查，甲證59、60-2、61、59-2、60-3、

    61-2除分析標的物(即系爭產品2至4)與系爭產品1不同外，

    其餘分析手法與比對內容與甲證58、58-1、84-1並無實質差

    異，依前開所述，系爭產品2至4亦未落入系爭專利1請求項1

    至3、9之文義範圍。

七、系爭產品未落入系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文

    義範圍：

　㈠系爭產品1未落入系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文

    義範圍：　

　⒈系爭專利2請求項1之技術內容可解析為9個要件，分別為：

　⑴要件編號1A'：一種流體噴出裝置，其包含：

　⑵要件編號1B'：適合傳輸包含多數能脈波之一第一能信號之一

    第一發射線；

　⑶要件編號1C'：適合傳輸包含多數能脈波之一第二能信號之一

    第二發射線；

　⑷要件編號1D'：組配來提供有效或無效之第一位址信號之一第

    一位址產生器；

　⑸要件編號1E'：組配來提供有效或無效之第二位址信號之一第

    二位址產生器；

　⑹要件編號1F'：電耦接至該第一發射線之第一墨滴產生器，且

    其係組配來響應於該第一能信號而基於有效的第一位址信號

    噴出流體；以及

　⑺要件編號1G'：電耦接至該第二發射線之第二墨滴產生器，且

    其係組配來響應於該第二能信號而基於有效的第二位址信號

    噴出流體；以及

　⑻要件編號1H'：其中該第一位址產生器係被組配來在該第二位

    址產生器提供無效的第二位址信號時提供有效的第一位址信

    號，而

　⑼要件編號1I'：該第二位址產生器係被組配來在該第一位址產

    生器提供無效的第一位址信號時提供有效的第二位址信號。

　⒉系爭產品1與系爭專利2請求項1之文義比對：

　⑴要件編號1a'：甲證62圖1-1、1-2、2、3(本院卷四第339至34

    1頁)顯示系爭產品1是包含噴墨晶片之黑色墨水匣，系爭產

    品1為系爭專利2請求項1要件編號1A'之文義所讀取。

　⑵要件編號1b'：甲證62圖4至7(本院卷四第342至345頁)之說明

    ，同甲證58圖4至7之說明。甲證88圖M2-2為晶片第二金屬層

    相片，圖M2-3為圖M2-2層部分放大照片(本院卷八第255至25

    6頁)。經查，甲證62圖4系爭產品1晶片之第二金屬層結構相

    片標示第一發射線與圖6電路圖無法勾稽，無法確定圖4中間

    標示區域為第一發射線。甲證62圖5晶片右側由上往下第六

    接墊標示為F3，其標示是否正確，亦無其他內容可支持。甲

    證62圖7第一能信號F3的振幅、頻率與工作週期等數據，所

    憑依據不明。而甲證88圖M2-2、M2-3以紅線標示F3，未說明

    紅線產生方式，圖M2-2、M2-3解析度不足，無法辨別金屬層

    圖案與紅線相符，且未證明該紅線標示F3與圖F1-5墨滴產生

    器之第一能信號端F3相連接。由於無法甲證62或甲證88判斷

    上述第一能信號與第一發射線之內容是否正確，故難認系爭

    產品1為系爭專利2請求項1要件編號1B'之文義所讀取。

　⑶要件編號1c'：甲證62圖4標示接墊與第二發射線於噴墨晶片

    全圖，圖5、圖6說明同要件1b'，圖8為第二能量信號F5之模

    擬時序圖(本院卷四第346至349頁)，甲證88圖M2-4為晶片第

    二金屬層相片，圖M2-5為圖M2-4層部分放大照片(本院卷八

    第257至258頁)。經查，甲證62圖4之系爭產品1晶片相片標

    示第二發射線與圖6電路圖無法勾稽，無法確定圖4中間標示

    區域為第二發射線。圖5晶片左側由上往下第三接墊雖標示

    為F5，然無證據證明該標示內容是否正確。圖8第二能信號F

    5的振幅、頻率與工作週期等數據，所憑之依據不明。而甲

    證88圖M2-4、M2-5以紅線標示F5，未說明紅線產生方式，圖

    M2-4、M2-5解析度不足，無法辨別金屬層圖案與紅線相符，

    且未證明該紅線標示F5與圖F2-5墨滴產生器之第一能信號端

    F5相連接。由於無法甲證62或甲證88判斷上述第二能信號是

    否正確，故難認系爭產品1為系爭專利2請求項1要件編號1C'

    之文義所讀取。

　⑷要件編號1d'：甲證62圖9系爭產品1晶片之還原電路圖，圖10

    為第一位址產生器符號圖，圖11為第一位址產生器之還原電

    路圖，主要包含方向電路、移位暫存器、邏輯陣列，圖12為

    邏輯陣列的還原電路圖，圖13、14為第一位址產生器之模擬

    波形圖(本院卷四第350至355頁)，甲證88圖M1-1為系爭產品

    1晶片之第一金屬層照片，圖M1-2為M1-1之第一位址產生器

    放大照片，圖M1-3為在M1-2標示第一位址線A1至A6之照片，

    圖M1-4為在M1-2標示方向電路、移位暫存器及邏輯陣列之照

    片，圖M1-5為在M1-2標示邏輯陣列中之T1(S5)、T2(S1)至T3

    (S4)及來自移位暫存器信號的路徑之照片，圖V1-1、V1-2、

    V1-3為M1-5位址評估電晶體之放大照片，分別顯示第一金屬

    (M1)層、多晶矽層及基板層(本院卷八第259至264頁)。經查

    ，甲證62圖9至12第一位址產生器還原電路圖與甲證88圖M1-

    1、M1-2、M1-3、M1-4、M1-5無法勾稽，上述甲證88之相片

    僅標示出方向電路、移位暫存器、邏輯陣列大致位置、A1至

    A6、T1至T3、G1與位址評估電晶體之閘極、源極與汲極，並

    未完整比對出還原電路圖與相片的對應關係，無從判斷上述

    甲證62還原電路圖內容是否正確。甲證62圖12、圖13，當控

    制信號S1上升緣至S4上升緣之第1期間，位址評估電晶體導

    通，第一位址信號為有效，當控制信號S4上升緣至S1上升緣

    之第2期間，位址評估電晶體關閉，第一位址信號為無效，

    圖13正向模擬結果與圖12電路原理相符，同理，圖14反向模

    擬結果與圖12相符，圖13、14模擬結果顯示圖12第一位址產

    生器可產生有效或無效之第一位址信號，惟如前述，甲證62

    圖9至12電路圖還原步驟不完整，難認系爭產品1相片之第一

    位址產生器與甲證62圖9至12電路圖相同。圖13與圖14分別

    模擬正向與反向掃描，由於該些模擬同樣基於甲證62圖9至1

    2還原電路圖所為之，圖13、14所示有效或無效第一位址信

    號之正確性尚有疑義。由於無從判斷甲證62、甲證88內容是

    否正確，故難認系爭產品1為系爭專利2請求項1要件編號1D'

    之文義所讀取。

　⑸要件編號1e'：甲證62圖9、12、13、14說明如前所述，圖15

    為第二位址產生器符號圖，圖16為第二位址產生器之還原電

    路圖，主要包含方向電路、移位暫存器、邏輯陣列(本院卷

    四第358至363頁)，甲證88圖M1-6為系爭產品1晶片標示第二

    位址產生器之第一金屬層之照片，圖M1-7為M1-6之第二位址

    產生器放大照片，圖M1-8為在M1-7標示第二位址線B1至B6之

    照片，圖M1-9為在M1-7標示方向電路、移位暫存器及邏輯陣

    列之照片，圖M1-10為在M1-7標示來自邏輯陣列中之T1(S2)

    、T2(S3)至T3(S1)及來自移位暫存器信號的路徑之照片，圖

    V2-1、V2-2、V2-3為M1-10位址評估電晶體之放大照片，顯

    示位址評估電晶體之位置，分別顯示第一金屬層(M1)、多晶

    矽層及基板層(本院卷八第265至270頁)。經查，甲證62圖9

    、12、15、16第二位址產生器還原電路圖與甲證88圖M1-6、

    M1-7、M1-8、M1-9、M1-10無法勾稽，其理由與要件1d’相同

    ，是無從判斷甲證62、甲證88內容是否正確。甲證62圖12、

    圖13，當控制信號S3上升緣至S1上升緣之第5期間，位址評

    估電晶體導通，第二位址信號為有效，當控制信號S1上升緣

    至S3上升緣之第6期間，位址評估電晶體關閉，第二位址信

    號為無效，圖13正向模擬結果與圖12電路原理相符，同理，

    圖14正向模擬結果與圖12相符，圖13、14模擬結果顯示圖12

    第二位址產生器可產生有效或無效之第二位址信號，惟如前

    述，甲證62圖9、15、16、12電路圖還原步驟不完整，難認

    系爭產品1相片之第二位址產生器與甲證62圖9、15、16、12

    電路圖相同，故系爭產品1無法為系爭專利2請求項1要件編

    號1E'之文義所讀取。

　⑹要件編號1f'：甲證62圖17於噴墨晶片相片標示第一墨滴產生

    器，圖18於第一墨滴產生器放大圖標示切割線C-C'，圖19為

    第一墨滴產生器在切割線C-C'下之剖面圖，圖20為一發射單

    元之還原電路圖，圖21為一發射單元之符號圖，圖22為將圖

    20輸入電子設計軟體之發射單元電路圖，圖23為發射單元動

    作之模擬波形圖，圖24為第一能信號之波型圖，表1為發射

    單元輸入信號規格表(本院卷四第366至373頁)。甲證88圖M2

    -6為系爭產品1第二金屬層(M2)晶片全圖，圖M2-7標示發射

    單元016，並以圖F1-1至F1-4對應發射單元第二金屬層(M2)

    、第一金屬層(M1)、多晶矽層(Poly)與基板層(Sub)之影像

    ，圖F1-5、F1-6為F1-2的放大相片，該些放大相片與甲證88

    第22頁之甲證62圖10均以相同色塊與節點名稱進行標示(本

    院卷八第272至277頁)。經查，甲證62圖17至19系爭產品1噴

    墨晶片中間標示之第一墨滴產生器與圖20電路圖無法勾稽，

    圖21符號圖與圖22電路圖之接腳DATASEL與PRECHARGE皆連接

    至外部S2，FIRE連接至外部F3，DATA連接至外部DC1，原告

    未完整且逐步還原甲證88圖F1-1至F1-6相片的第一墨滴產生

    器之所有元件與其連接關係，無法確認甲證62圖20、圖21、

    圖22是否正確。甲證88圖F1-5標示F3與電阻器一端相連，甲

    證62圖20之發射電阻器經由端子FIRE連接F3，兩者連接關係

    相符，惟甲證88未交代圖F1-5發射單元之第一發射線是否確

    實連接至圖M2-3之F3，且圖M2-3之F3解析度不足，無法確認

    紅線標示F3是否為真，甲證62與甲證88無法對應要件1F'之

    「且其係組配來響應於第一能信號」。另外甲證88圖F1-6雖

    顯示A̅1̅、A̅2̅，圖F1-3、F1-4顯示A̅1̅、A̅2̅分別連接至

    其中兩個電晶體之閘極，惟甲證88未指出A̅1̅、A̅2̅是否來

    自第一位址產生器，甲證62與甲證88無法對應要件1F'之「

    基於有效的第一位址信號」。由於甲證88未完整解析發射單

    元，從而無法確認甲證62圖20發射單元之還原電路圖的正確

    性，甲證62圖23、圖24模擬之正確性既無法確定，則該部分

    模擬無法對應要件1F'之「響應於該第一能信號」與「有效

    的第一位址信號」，故系爭產品1未為系爭專利2請求項1要

    件編號1F'之文義所讀取。　

　⑺要件編號1g'：

　　甲證62圖17於噴墨晶片相片標示第二墨滴產生器，圖18於第

    二墨滴產生器放大圖標示切割線C-C'，圖19為第二墨滴產生

    器在切割線C-C'下之剖面圖，圖20為一發射單元之還原電路

    圖，圖25為一發射單元之符號圖，圖26為將圖20輸入電子設

    計軟體之發射單元電路圖，圖27為發射單元動作之模擬波形

    圖，圖28為第二能信號之波型圖，表2為發射單元輸入信號

    規格表。甲證88圖M2-6為系爭產品1第二金屬層(M2)晶片全

    圖，圖M2-8標示發射單元169，並以圖F2-1至F2-4對應發射

    單元第二金屬層(M2)、第一金屬層(M1)、多晶矽層(Poly)與

    基板層(Sub)之影像，圖F2-5、F2-6為F2-2的放大相片，該

    些放大相片與甲證88第22頁之甲證62圖10均以相同色塊與節

    點名稱進行標示(本院卷八第272至277頁)。依前開要件編號

    1f'所述之理由，系爭產品1無法為系爭專利2請求項1要件編

    號1G'之文義所讀取。

　⑻要件編號1h'、1i'：

　①甲證62圖13、14分別為正向掃描與反向掃描時，第一位址產

    生器與第二位址產生器之模擬信號波形圖(本院卷四第362至

    363頁)。原告主張甲證62圖13正向之期間9與圖14反向之期

    間10，當第二位址信號B1N至B6N為無效時，第一位址信號A1

    N至A6N為有效，其原理與要件1D'、1E'產生有效、無效之第

    一或第二位置相同，當控制信號S1上升緣至S4上升緣之第1

    期間，位址評估電晶體導通，第一位址信號為有效，當控制

    信號S4上升緣至S1上升緣之第2期間，第一位址信號為無效

    ，當控制信號S3上升緣至S1上升緣之第5期間，第二位址信

    號為有效，當控制信號S1上升緣至S3上升緣之第6期間，第

    二位址信號為無效。循序輸入控制信號S1至S6對應輸出之第

    一、第二位址信號，依時序前後分為三個期間，整理控制信

    號、第一位址信號與第二位址信號之關係如下：

　⓵當控制信號S1上升緣至S3上升緣之期間，第一位址信號為有

  效，第二位址信號為無效，相當於甲證62第50頁圖13第9期間

  與第51頁圖14第10期間。

  ⓶當控制信號S3上升緣至S4上升緣之期間，第一位址信號為有

　  效，第二位址信號為有效，相當於甲證62第50頁圖13第9期

　　間後控制信號S3為高位準之期間。

　⓷當控制信號S4上升緣至S1上升緣之期間，第一位址信號為無

　　效，第二位址信號為有效，相當於甲證62第54頁圖13第11期

　　間與第55頁圖14第12期間。

　②上述第⓵、⓷點期間，內容分別對應要件1H'、1I'，惟第⓵、⓷

    點之期間長度並不相等，且依申請專利範圍解釋「第一位址

    產生器」、「第二位址產生器」，要件1H'、1I'須同時比對

    且不可分割，第⓶點期間，第一位址信號、第二位址信號皆

    為有效，不符原告於114年6月13日舉發答辯書(乙證16第5頁

    ，本院卷八第25頁)明確主張兩個位址產生器的其中一個位

    址產生器產生有效的位址信號時，另一個位址產生器則產生

    無效的位址信號，也不同於申請專利範圍解釋「第一位址產

    生器」、「第二位址產生器」之其中一者無效，另一者則為

    有效之兩種輸出態樣，參系爭專利2說明書與圖13、14，第

    一位址信號與第二位址信號不會出現同時為有效之情況，原

    告未進一步說明期間長度不等與同時產生有效位址信號原因

    ，是甲證62圖9至12、15、16電路圖是否正確還原，或信號

    輸入條件是否誤並非無疑。又如前所述，甲證62圖9至12、1

    5、16電路圖還原步驟不完整，難認系爭產品1相片之第一、

    第二位址產生器與甲證62圖9至12、15、16電路圖相同，及

    圖13、14模擬結果是否正確，故難認系爭產品1為系爭專利2

    請求項1要件編號1H'、1I'之文義所讀取。

  ⒊綜上，系爭產品1雖有系爭專利2請求項1要件編號1A'之技術

    特徵，但未包含要件編號1B'至1I'之技術特徵，故系爭產品

    1並未包含系爭專利2請求項1之全部技術特徵，未落入系爭

    專利2請求項1之文義範圍。　　　

　㈡系爭專利2請求項2至4、7至9、16均係請求項1之直接附屬項

    ，系爭專利2請求項17依附於請求項16，請求項18、19依附

    於請求項17，是系爭專利2請求項17至19均係請求項1之間接

    附屬項，解釋上應包含請求項1之全部技術特徵及進一步限

    定之技術特徵，因系爭產品1未落入系爭專利2請求項1之文

    義範圍，故系爭產品1亦未落入系爭專利2請求項2至4、7至9

    、16至19的文義範圍。

　㈢系爭產品2至4未落入系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之

    文義範圍：

　　原告以甲證63至65(侵權比對表)、甲證63-1至65-1(侵權比

    對簡表)主張系爭產品2至4落入系爭專利1請求項1至4、7至9

    、16至19之文義範圍，又以甲證89至91補充系爭專利2與系

    爭產品2至4等效電路、晶片結構之比對表云云。經查，甲證

    63至65除分析標的物(系爭產品2至4)與系爭產品1不同外，

    其餘分析手法與比對內容與甲證62、62-1、88並無實質差異

    ，依前開所述，系爭產品2至4亦未落入系爭專利2請求項1至

    4、7至9、16至19之文義範圍。

陸、綜上所述，系爭產品均未落入系爭專利1請求項1至3、9之文

    義範圍，亦均未落入系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19

    之文義範圍，並無侵害原告系爭專利權之情事。從而，原告

    主張依前揭規定，請求判決如前述聲明所載，並無理由，應

    予駁回。原告之訴既經駁回，假執行之聲請亦失所附麗，應

    併予駁回。

柒、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據資料，經

    本院審酌後認與判決結果不生影響，爰不一一論列。另原告

    聲請關於損害賠償之調查證據事項，亦無調查必要，附此敘

    明。且原告既不得以系爭專利遭侵害請求被告排除、防止侵

    害、銷毀及賠償損害，本件即無另為中間判決之必要，爰為

    終局判決。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2

條、民事訴訟法第78條，判決如主文。　　

中　　華　　民　　國　　115 　年　　7 　　月　　22　　日

                          智慧財產第二庭

                                  法  官　王碧瑩

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上

訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但

書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附

具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所

定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上

訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　7 　　月　　22　　日

                                  書記官  江定宜

附註：

智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

Ⅰ智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律

  師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察

  官、律師資格者，不在此限：

  一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴

　　  訟法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。

  二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事

　　  訴訟事件。

  三、第二審民事訴訟事件。

  四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其

　　  他事件之聲請或抗告。

  五、前四款之再審事件。

  六、第三審法院之事件。

  七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。

Ⅴ當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人

  為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，

  並經法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。




智慧財產及商業法院民事判決　
114年度民專訴字第21號
原　　　告　  Hewlett-Packard Development Company, L.P.               （惠普研發公司）
法定代理人　  Benjamin Searle
訴訟代理人　  楊代華律師
          　  陳佳菁律師
複 代理 人　  許書瑋律師
訴訟代理人　　陳香羽律師
　　　　　　  吳弈錡專利師  
　　　　　　  呂正忠專利師  
被　　　告　  研能科技股份有限公司
兼法定代理人　莫皓然       
共      同
訴訟代理人　  何愛文律師  
　　　　　　  王仁君律師  
　　　　　    洪振盛律師
複 代理 人　  林伯榮律師　　　　　　 
訴訟代理人　　黃仁宜律師(言詞辯論後解除委任) 
上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國115年6月17日言詞辯論終結，判決如下：
    主  文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
　　事實及理由
甲、程序部分： 
　　按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法），而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上字第2259號判決意旨參照）。次按專利法所保護之智慧財產權益所生之第一、二審民事訴訟事件，智慧財產法院有管轄權，智慧財產案件審理法第9條、智慧財產及商業法院組織法第3條第1款分別定有明文。查本件原告為依外國法設立之外國法人，具有涉外因素，為涉外民事事件，原告主張被告所製造並販售之型號「60XL(黑色/black)」、「60XL(彩色/color)」、「901XL(黑色/black)」、「901(彩色/color)」墨水匣(下分稱系爭產品1、2、3、4，合稱系爭產品)侵害其所有中華民國第I323221號「具有資料信號閂鎖電路之流體噴出裝置」、第I338624號「流體噴出裝置（二）」(下分稱系爭專利1、2，合稱系爭專利)，而依原告所提出甲證35公證書之附件29、32、36、38、41、44、50、54所示，系爭產品1至4之製造國、製造商為台灣、Microjet(대만, 마이크로젯)，核與被告研能科技股份有限公司(下稱被告公司)英文名稱之特取名稱「Microjet」部分相符，且包裝盒底部載有「Made in Taiwan」文字，可知系爭產品係於我國境內製造(此部分詳後述)，又被告公司之營業所所在地設在我國境內，原告所主張被告侵害系爭專利之虞之行為地亦在本國境內，自得類推適用民事訴訟法第2條第2項、第15條第1項規定，本院具有管轄權，至被告公司辯稱系爭產品為原告委託第三人於韓國網站購買、運送，再由第三人運送系爭產品至臺灣並於中國大陸進行鑑定，均屬境外行為，本院並無管轄權云云，核屬無據。
乙、實體部分：
壹、原告主張：
一、原告為系爭專利1、2之專利權人，專利權期間分別自民國99年4月11日至115年10月1日、100年3月11日至114年3月21日止。詎原告委託訴外人Pinkerton調查公司自韓商JC Line株式會社(JC Line Co,Kr)官方網頁購買被告公司所製造並販售之系爭產品，並經訴外人上海新微技術研發中心有限公司為侵權比對，認系爭產品已落入系爭專利1請求項1至3、9及系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍，被告公司明知或有能力查證知悉系爭專利之存在，卻未盡防止侵權責任，應有故意或過失侵害系爭專利權，爰依專利法第96條第1、3項規定，請求被告公司排除、防止侵害及銷毀；依專利法第96條第2項、民法第184條第1項前段、第177條第2項、第179條規定，請求被告公司負損害賠償責任；另被告莫皓然為被告公司之負責人，爰依公司法第23條第2項之規定，與被告公司連帶負損害賠償責任等語。
二、並聲明：㈠被告等應連帶給付原告新臺幣(下同)10,000,000元暨自本起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。㈡被告公司不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口系爭產品或其他侵害系爭專利1之產品。㈢被告公司應將尚未售出已製造、為販賣之要約、陳列、使用系爭產品或其他侵害系爭專利1產品之成品、半成品及從事侵害行為之原料與器具回收及銷毀。㈣訴訟費用由被告等連帶負擔。㈤就第一項之聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。
貳、被告等則以：
一、原告購買之系爭產品非於我國販售，而係原告委託訴外人自韓國網站購買、運送至臺灣，且購買、交付與配送過程均發生於韓國，並於上海進行產品鑑定，是被告公司於我國境內無實施系爭專利之行為。又原告所提之證據資料均無法證明系爭產品為被告公司所製造、販售、有侵害系爭專利之行為，且系爭產品為被告公司使用原告已出售之墨水匣回收填充墨水，屬專利權耗盡產品，是原告主張訴之聲明第二、三項顯無理由。另原告之侵權比對分析表未正確解釋系爭專利之專利申請範圍，系爭產品未落入系爭專利1請求項1至3、9及系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍。又系爭專利1說明書之內容違反93年專利法第26條第2項規定；系爭專利1請求項1至3之申請專利範圍，違反93年專利法第26條第3項規定；乙證6、7足以證明系爭專利1請求項1至3不具新穎性及進步性；乙證6、7之組合，足以證明系爭專利1請求項1至3不具進步性；乙證7足以證明系爭專利1請求項9不具新穎性；乙證7、乙證7、19之組合、乙證6、7、19之組合，足以證明系爭專利1請求項9不具進步性。另系爭專利2說明書之內容違反99年專利法第26條第2項規定；系爭專利2請求項1至4、7至9及16至19之申請專利範圍，違反99年專利法第26條第3項規定；乙證8足以證明系爭專利2請求項1不具新穎性；乙證8、9、乙證8、9之組合足以證明系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19不具進步性，故系爭專利有應撤銷事由，原告不得對被告主張專利權等語，置為抗辯。
二、並答辯聲明：㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回。㈡訴訟費用由原告負擔。㈢如受不利判決，請准供擔保免為假執行。
參、兩造不爭執事項(本院卷七第347頁，並依判決格式修正或刪減文句）：
一、原告為系爭專利1之專利權人，申請日為95年10月2日，公告日為99年4月11日，專利權期間自99年4月11日至115年10月1日止。
二、原告為系爭專利2之專利權人，申請日為94年3月22日，公告日100年3月11日，專利保護期間自100年3月11日起至114年3月21日止。專利權期限已屆至。
三、被告莫皓然係被告公司之負責人。
四、原告所屬集團生產HP品牌之墨水匣產品型號包括60XL（黑色/black）、60XL（彩色/color）、901XL（黑色/black）與901（彩色/color）。
五、原告委託第三人Pinkerton調查公司自韓商JC Line株式會社(JC Line Co.Kr)官方網頁購買系爭產品。
六、被告公司設立於85年並登記「CC01110資料儲存及處理設備製造業」作為所營事業之營業項目，該營業項目包括研究、開發、生產、製造及銷售噴墨式印頭填充墨水、噴墨式列印頭墨水匣等產品。　　
肆、兩造爭執事項(本院卷九第8至9頁、本院卷十一第13頁，並依判決格式修正或刪減文句）：　　
一、本件本院是否有管轄權？
二、甲證35附件88至94所示之60XL（黑色/black）、甲證35附件73至80所示之60XL（彩色/color）、甲證35附件95至101所示之901XL（黑色/black）、甲證35附件81至87所示之901（彩色/color）墨水匣是否為被告公司所生產、銷售？
三、系爭產品是否係被告使用原告公司已出售之墨水匣回收填充墨水？若是，被告前開行為，是否有專利權耗盡原則之適用？
四、申請專利範圍用語解釋：
  ㈠系爭專利1請求項1之「閂鎖電路」一詞之文義？
  ㈡系爭專利1請求項1之「閂鎖資料信號」一詞之文義？
  ㈢系爭專利2請求項1之「第一位址產生器」、「第二位址產生器」一詞之文義?
  ㈣系爭專利2請求項4之「角隅」一詞之文義?
五、專利侵權部分：
  ㈠系爭產品是否落入系爭專利1請求項1至3、9之文義範圍？
  ㈡系爭產品是否落入系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍？
六、專利有效性部分：
  ㈠系爭專利1部分：  
  ⒈系爭專利1說明書內容是否違反93年專利法第26條第2項規定，未明確且充分揭露？
  ⒉系爭專利1請求項1至3之申請專利範圍是否違反93年專利法第26條第3項規定，不為發明說明及圖式所支持？
  ⒊乙證6是否足以證明系爭專利1請求項1至3不具新穎性？
  ⒋乙證7是否足以證明系爭專利1請求項1至3不具新穎性？
  ⒌乙證6是否足以證明系爭專利1請求項1至3不具進步性？
  ⒍乙證7是否足以證明系爭專利1請求項1至3不具進步性？
  ⒎乙證6、7之組合是否足以證明系爭專利1請求項1至3不具進步性？
  ⒏乙證7是否足以證明系爭專利1請求項9不具新穎性?
  ⒐乙證7、乙證7、19之組合、乙證6、7、19之組合是否足以證明系爭專利1請求項9不具進步性?
  ㈡系爭專利2部分：  
　⒈系爭專利2說明書內容是否違反99年專利法第26條第2項規定，未明確且充分揭露？
　⒉系爭專利2請求項1至4、7至9及16至19之申請專利範圍是否違反99年專利法第26條第3項規定，不為發明說明及圖式所支持？
　⒊乙證8是否足以證明系爭專利2請求項1不具新穎性？
　⒋乙證8是否足以證明系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19不具進步性？
　⒌乙證9是否足以證明系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19不具進步性？
　⒍乙證8、9之組合是否足以證明系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19不具進步性？
　㈢原告依專利法第96條第1、3項規定，請求被告公司排除、防止侵害及銷毀，有無理由？
　㈣原告依專利法第96條第2項、民法第177條第2項、第179條、第184條第1項前段及公司法第23條第2項之規定，擇一請求被告等連帶負損害賠償責任，有無理由？如有，金額為何？
伍、得心證之理由：
一、系爭專利1之技術分析：　　
　㈠系爭專利1之技術內容：　
　⒈系爭專利1所欲解決問題：
　　隨著噴墨列印頭已逐步形成，液滴產生器之個數已增加以改善列印速度及/或品質。每一列印頭的液滴產生器之個數增加已形成在一列印頭模要使被增加之擊發電阻器的個數激能時在列印頭模上被要求之輸入填襯的個數增加結果。在一型式之列印頭中，每一個擊發電阻器被耦合至對應的輸入填襯以提供電力使擊發電阻器激能。每一個擊發電阻器有一輸入填襯，此在隨著擊發電阻器之數目增加而變成不務實的(參系爭專利1說明書先前技術第6頁第1至8行，本院卷一第124頁)。　
　⒉系爭專利1之技術手段：　
　　系爭專利1提供一種流體噴出裝置包括一第一擊發線路、一第二擊發線路、資料線路、閂鎖電路、第一液滴產生器與第二液滴產生器。該第一擊發線路被適應於以指引包括有第一能量脈衝之一第一能量信號及該第二擊發線路被適應於以指引包括有第二能量脈衝之一第二能量脈衝。該等資料線路被適應於指引代表一影像之資料信號及該閂鎖電路被組配以閂鎖該等資料信號來根據至少一時鐘信號來提供閂鎖資料信號。該等第一液滴產生器被組配以響應該第一能量信號而根據該等閂鎖資料信號來噴出流體，及該等第二液滴產生器被組配以響應該第二能量信號而根據該等閂鎖資料信號來噴出流體(參系爭專利1說明書發明內容第6頁第23行至第7頁第9行，本院卷一第124至125頁)。
　⒊系爭專利1之功效：　
　　雙倍資料率擊發胞元電路閂鎖在來自預先充電信號中每一個高電壓脈衝之每一條資料線路的二個資料位元中。因而，兩倍之擊發電阻器可不須增加擊發次數或輸入墊個數地被激能。每一個輸入墊之液滴產生器個數可例如藉由增加在一列印頭上的液滴產生器個數及使用相同個數之輸入墊或使用在列印頭上相同個數之液滴產生器並減少輸入墊個數而被增加。具有較多液滴產生器之列印頭典型上以較高品質及/或列印速度來列印。同樣地，具有較少輸入墊之列印頭典型上比具有較少輸入墊之列印頭的成本較低。(參系爭專利1說明書第39頁第14至23行，本院卷一第157頁)
　㈡系爭專利1主要圖式：
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圖1 一噴墨列印系統之實施例
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圖2 一列印頭模之一實施例的一部分
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圖3 一列印頭模之實施例中位於沿著墨水饋送槽的液滴產生器之佈置圖
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圖4 在一列印頭模之一實施例中被運用的一擊發胞元之實施例
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圖5一噴墨列印頭擊發胞元陣列之一實施例
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圖6 一前置充填之擊發胞元的一實施例



		[image: ]圖7 一噴墨列印頭擊發胞元陣列的一實施例
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圖8 一擊發胞元陣列之一實施例的作業
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圖9 被組配以閂鎖資料之預先被充填的擊發胞元之一實施例
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圖10 一個雙倍資料率之擊發胞元電路
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圖11 一個雙倍資料率之擊發胞元電路的作業

		[image: ]
圖12 一前置充填擊發胞元的一實施例
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圖13 使用第12圖之前置充填擊發胞元的一個雙倍資料率之擊發胞元電路的作業
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圖14 一個二通電晶體前置充填擊發胞元的一實施例
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圖15 使用第12圖之前置充填擊發胞元與第14圖之二通電晶體前置充填擊發胞元的一實施例之作業

		








　㈢系爭專利1申請專利範圍：
　　系爭專利1申請專利範圍共16項，其中第1、9、12、16項為獨立項，其餘為附屬項。原告主張系爭產品落入系爭專利1請求項1至3、9，內容如下：
　⒈請求項1：一種流體噴出裝置，其包含：組配來傳導包括有第一能量脈衝之一第一能量信號之一第一擊發線路；組配來傳導包括有第二能量脈衝之一第二能量信號之一第二擊發線路；組配來傳導代表一影像之資料信號之資料線路；組配以閂鎖該等資料信號來提供閂鎖資料信號之閂鎖電路；第一液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料信號以響應該第一能量信號來噴出流體；以及第二液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料信號以響應該第二能量信號來噴出流體；其中該閂鎖電路藉由一時鐘信號來閂鎖該等資料信號，以及該閂鎖電路藉由脈衝充電控制信號來閂鎖該等資料信號。
　⒉請求項2：如申請專利範圍第1項所述之流體噴出裝置，其中該等第一能量脈衝之一包括一起動時間與一結束時間，及該等第二能量脈衝之一在該起動時間與該結束時間之間被起動。
　⒊請求項3：如申請專利範圍第1項所述之流體噴出裝置，其中該第一擊發線路與第二擊發線路電氣式地隔離。
　⒋請求項9：一種流體噴出裝置，其包含：組配來傳導包括有第一能量脈衝之一第一能量信號之一第一擊發線路；組配來傳導包括有第二能量脈衝之一第二能量信號之一第二擊發線路；組配來傳導代表一影像之資料信號之資料線路；組配來依照至少一時鐘信號以閂鎖該等資料信號，來提供閂鎖資料信號之閂鎖電路；該閂鎖電路包括組配來藉由一時鐘信號來閂鎖該等資料信號，以提供第一時序資料信號之第一閂鎖器，該閂鎖電路也包括組配來藉由脈衝充電控制信號來閂鎖該等資料信號及該等第一時序資料信號，以提供該等閂鎖資料信號之第二閂鎖器；第一液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料信號以響應該第一能量信號來噴出流體；以及第二液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料信號以響應該第二能量信號來噴出流體。　
二、系爭專利2之技術分析：
　㈠系爭專利2之技術內容：　
　⒈系爭專利2所欲解決問題：
　　製造商仍然持續嘗試減少一個噴墨頭晶粒上之輸入襯墊數目及增加墨滴產生器數目。具有較少輸入墊之噴墨頭典型可比有較多輸入墊之噴墨頭成本降低。此外，有較多墨滴產生器之噴墨頭典型係以較高品質及/或列印速度列印。為了維持成本以及提供特殊列印條帶高度，噴墨頭晶粒大小可能不會隨墨滴產生器數目之增加而顯著改變。隨著墨滴產生器密度之增高與輸入墊數目之減少，噴墨頭晶粒佈局逐漸變複雜(參系爭專利2說明書先前技術第7頁第1至8行，本院卷一第227頁)。　
　⒉系爭專利2之技術手段：
　　同系爭專利1(參系爭專利2說明書中文發明摘要第3頁，本院卷一第223頁)。
　㈡系爭專利2主要圖式：
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圖1 噴墨列印系統之一具體例
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圖2一噴墨頭晶粒之一具體例之一部分
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圖3於一噴墨頭晶粒之一具體例，位於沿墨水進給開槽之墨滴產生器之佈局圖
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圖4於噴墨頭晶粒之一具體例採用之發射單元之一具體例
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圖5示意圖顯示噴墨頭發射單元陣列之一具體例
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圖6 示意圖顯示預充電發射單元之一具體例
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圖7示意圖顯示噴墨頭發射單元陣列之一具體例
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圖8時程圖顯示發射單元陣列之一具體例之操作
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圖9於一噴墨頭晶粒之位址產生器之一具體例
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 圖11於正向方向之位址產生器之操作



		[image: ]圖12於反向方向之位址產生器之操作 
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圖13一噴墨頭晶粒之2位址產生器及六個發射群之一具體例
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圖14 一噴墨頭晶粒之位址產生器之正向及反向操作

		








　㈢系爭專利2申請專利範圍：
　　系爭專利2申請專利範圍共19項，其中第1、12項為獨立項，其餘為附屬項。原告主張系爭產品落入請求項1至4、7至9、16至19，內容如下：
　⒈請求項1：一種流體噴出裝置，其包含：適合傳輸包含多數能脈波之一第一能信號之一第一發射線；適合傳輸包含多數能脈波之一第二能信號之一第二發射線；組配來提供有效或無效之第一位址信號之一第一位址產生器；組配來提供有效或無效之第二位址信號之一第二位址產生器；電耦接至該第一發射線之第一墨滴產生器，且其係組配來響應於該第一能信號而基於有效的第一位址信號噴出流體；以及電耦接至該第二發射線之第二墨滴產生器，且其係組配來響應於該第二能信號而基於有效的第二位址信號噴出流體；以及其中該第一位址產生器係被組配來在該第二位址產生器提供無效的第二位址信號時提供有效的第一位址信號，而該第二位址產生器係被組配來在該第一位址產生器提供無效的第一位址信號時提供有效的第二位址信號。
　⒉請求項2：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其中該第一位址產生器係設置於該流體噴出裝置之第一半部，以及該第二位址產生器係設置於該流體噴出裝置之第二半部；以及其中該第一墨滴產生器係設置於該第一半部，該第二墨滴產生器係設置於該第二半部。
　⒊請求項3：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其中該第一位址產生器係設置於該流體噴出裝置之一端，以及該第二位址產生器係設置於該流體噴出裝置之另一端。
　⒋請求項4：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其中該第一位址產生器係設置於該流體噴出裝置之一角隅，以及該第二位址產生器係設置於該流體噴出裝置之另一角隅。
　⒌請求項7：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其包含：具有一長度之一流體進給源，其中該等第一墨滴產生器各自係流體式耦接至該流體進給源；以及適合傳輸該等第一位址信號之位址線，其中該等第一墨滴產生器係組配來基於由該等第一位址線所提供之該等第一位址信號作響應，其中該第一發射線及該等位址線係沿該流體進給源之長度之一部分設置為非重疊之金屬線。
　⒍請求項8：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其包含一流體進給源，其中該等第一墨滴產生器中之各墨滴產生器以及該等第二墨滴產生器中之各墨滴產生器係流體式耦接至該流體進給源。
　⒎請求項9：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其包含一流體進給源，其中該等第一墨滴產生器係設置於該流體進給源之相對兩側上，以及該等第一墨滴產生器各自係流體式耦接至該流體進給源；以及該等第二墨滴產生器係設置於該流體進給源之相對兩側上，以及該等第二墨滴產生器各自係流體式耦接至該流體進給源。
　⒏請求項16：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其包含：組配來傳輸該等第一位址信號之第一位址線；組配來傳輸該等第二位址信號之第二位址線；其中該第一墨滴產稱器包含電耦接至該等第一位址線之第一電阻器；以其中該第二墨滴產稱器包含電耦接至該等第二位址線之第二電阻器；以及其中該第一位址產生器及該等第一電阻器係位於該流體噴出裝置之第一部分；以及該第二位址產生器及該等第二電阻器係位於該流體噴出裝置之第二部分。
　⒐請求項17：如申請專利範圍第16項之流體噴出裝置，其中該等第一位址線係僅設置於該第一部分；以及該等第二位址線係僅設置於該第二部分。
　⒑請求項18：如申請專利範圍第17項之流體噴出裝置，其中該等第一位址線及該第一發射線係僅設置於第一部分；以及該等第二位址線及該第二發射線係僅設置於第二部分。
　⒒請求項19：如申請專利範圍第17項之流體噴出裝置，包含：具有一長度之一流體進給源，其中該第一發射線及該等第一位址線係沿該流體進給源之長度之一部分而設置成非重疊之金屬線。　
三、系爭產品技術內容：　　
　㈠系爭產品1至4之技術描述：
　⒈由甲證48(60XL墨盒(黑色)檢測報告)、甲證49(60XL墨盒(彩色)檢測報告)、甲證50(901XL墨盒(黑色)檢測報告)、甲證51(901墨盒(彩色)檢測報告)可知系爭產品1至4包裝盒正面分別具有Replacement CC641W(60XL)、Replacement CC644W(60XL)、Replacement 654(901XL)與Replacement 656(901)等字樣，表示可用以替代原廠型號(括號內所示)之原廠墨水匣。
　⒉甲證48至51為原告委託上海新微技術研發中心有限公司對系爭產品進行樣品分析與還原工程內容。首先進行樣品拆封、晶片取出處理，續以光學顯微鏡對系爭產品晶片外觀拍照，經由清潔與去層處理，由上而下觀察包括每二金屬層、第一金屬層、多晶層、有源染色層等各層背景，通過反向分析軟體可完成晶片電路提取，包括晶片主要電路、地址生成器、移位寄存器、發射單元與邏輯陣列等。接著使用掃描式電子顯微鏡(SEM)及X射線能量散布分析儀(EDS)對發熱電阻、地址線、火線進行能量譜成分分析。另外對液滴生成器進行縱向剖面，確認其內部結構。最後依據晶片電路提取，對地址產生器與發射單元進行模擬。
　⒊系爭產品外觀部分，甲證95(本院卷十第107、109、112、114頁)顯示系爭產品墨水匣外殼頂面之卡榫B’皆具有類似笑臉形狀的向上弧狀結構。
　㈡系爭產品之照片：　　
　[image: ]　
　系爭產品在墨水匣外殼頂面具有卡榫A’與卡榫B’
四、解釋申請專利範圍部分：
　㈠系爭專利1請求項1之「閂鎖電路」之解釋：
　⒈按發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式，專利法第58條第4項定有明文。因說明書所載之申請專利範圍通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，如有未臻明確之處，自有審酌說明書及圖式解釋申請專利範圍之必要。一般而言，為正確解釋申請專利範圍，尚得參酌內部證據與外部證據，並以內部證據為優先（最高行政法院104年判字第308號判決意旨參照）。
　⒉參考系爭專利1請求項1與閂鎖電路相關記載「組配以閂鎖該等資料信號來提供閂鎖資料信號之閂鎖電路」、「其中該閂鎖電路藉由一時鐘信號來閂鎖該等資料信號，以及該閂鎖電路藉由脈衝充電控制信號來閂鎖該等資料信號」，系爭專利1說明書第7頁第4至6行「該等資料線路被適應於指引代表一影像之資料信號及該閂鎖電路被組配以閂鎖該等資料信號來根據至少一時鐘信號來提供閂鎖資料信號」(本院卷一第125頁)，說明書第66頁第6至10行「資料閂鎖電晶體184之閘極電氣式地被耦合於接收一資料時鐘信號DCLK之資料時鐘線路190及預先充電通過電晶體186之閘極電氣式地被耦合於接收預先充電信號PRECHARGE的預先充電線路132」(本院卷一第184頁)與圖14，考量輸入、控制與輸出信號之數量、功能與目的，閂鎖電路應解釋為「藉由一時鐘信號及脈衝充電控制信號來閂鎖資料信號，以提供閂鎖資料信號的電路」。　
　㈡系爭專利1請求項1之「閂鎖資料信號」之解釋：
　　參考系爭專利1請求項1與閂鎖資料信號相關記載「組配以閂鎖該等資料信號來提供閂鎖資料信號之閂鎖電路」，系爭專利1說明書第7頁第4至6行「該等資料線路被適應於指引代表一影像之資料信號及該閂鎖電路被組配以閂鎖該等資料信號來根據至少一時鐘信號來提供閂鎖資料信號」(本院卷一第125頁)，可知閂鎖信號為資料信號經閂鎖電路閂鎖後之輸出，「閂鎖資料信號」應解釋為「經閂鎖電路閂鎖後所輸出的資料信號」。
　㈢系爭專利2請求項1之「第一位址產生器」、「第二位址產生器」之解釋：
　⒈系爭專利2請求項1「第一位址產生器」與「第二位址產生器」應按要件1H’「其中該第一位址產生器係被組配來在該第二位址產生器提供無效的第二位址信號時提供有效的第一位址信號，而」、要件1I’「該第二位址產生器係被組配來在該第一位址產生器提供無效的第一位址信號時提供有效的第二位址信號」之文字直接進行解釋，另由系爭專利2說明書第94頁第13行至99頁第10行(本院卷一第314至319頁)與圖14，於1128位址線、1130位址線提供之有效位址1172、1174、1178，當~A1-~A7提供有效位置時，~B1-~B7提供無效位置(全零代表非活性位址信號)，反之，當~B1-~B7提供有效位置時，~A1-~A7提供無效位置，故「第一位址產生器」、「第二位址產生器」應解釋為「當第二位址產生器提供無效的第二位址信號時，第一位址產生器提供有效的第一位址信號，而當第一位址產生器提供無效的第一位址信號時，第二位址產生器提供有效的第二位址信號」。
　⒉被告雖辯稱「第一位址產生器」與「第二位址產生器」應解釋為「當第一位址產生器提供位址信號時，第二位址產生器不提供位址信號，相反亦然」云云(本院卷七第371頁)，惟依系爭專利2說明書可知提供有效位址之反義詞應為提供無效位址，依系爭專利2說明書與圖14，當一個位址信號週期結束，下一個週期還沒有開始，依電學之通常知識，此時無效位址信號匯流排的電位可能是上一次殘留數值，或是浮接狀態，而不提供位址為特定的資料傳輸或通訊協定中，完全不啟用、不傳送位址匯流排的訊號，不提供位址與提供無效位址分屬不同技術內容，故被告所辯並非可採。
　㈣系爭專利2請求項4之「角隅」之解釋：
　　依系爭專利2說明書第144頁與圖22記載「位址產生器1800a及1800b係位於噴墨頭晶粒1700之對角。位址產生器1800a係位於由噴墨頭晶粒邊1700b及1700c所界限之角隅。位址產生器1800b係位於由噴墨頭晶粒邊1700a及1700d所界限之角隅」(本院卷一第364頁)，由上可知，角隅於兩噴墨頭晶粒邊，系爭專利2之請求項4之「角隅」應解釋為「由兩相鄰之噴墨頭晶粒邊所界限之角落一隅」。
五、系爭產品為被告公司所生產、銷售：
　㈠原告主張委託第三人Pinkerton調查公司自韓商JC Line株式會社(JC Line Co.Kr)官方網頁購買系爭產，並經臺灣臺北地方法院所屬民間公證人彭莉婷將含有系爭產品之包裹拆箱檢視，有電子交易明細、甲證35公證書可參（本院卷一第607至613頁、證物袋)。被告公司雖否認系爭產品為其所生產、銷售，韓商JC Line株式會社非其客戶云云，惟查，依原告所提出甲證35公證書之附件29、36、41、50(見本院證物袋)所示，系爭產品之包裝盒背面第7至9行載明製造國、製造商為臺灣、Microjet(대만, 마이크로젯)，進口商、地址、連絡電話為JC Line(제이씨라인)Co., Ltd. 616-92, Ganseok-dong, Namdong-gu, Incheon, 032-874-5454；附件32、38、44、54所示，包裝盒底部載有「Made in Taiwan」文字，且依南韓環境部與民間企業合作建立的「消費者環境安全資訊系統」之Ecolife網站(網址：ecolife.me.go.kr）內容，可知韓商JC Line株式會社所販賣系爭產品來源同樣為「Microjet」，核與被告公司之英文名稱「MicroJet Technology Co.,Ltd」中之特取名稱「MicroJet」相符，有經濟部商工登記公示資料、國際貿易署出進口廠商登記資料在卷可稽(本院卷一第497頁、本院卷五第9頁)，且被告公司亦為「MicroJet及圖」商標之商標權人，有經濟部智慧財產局商標檢索系統資料可佐(本院卷一第499至504頁)，另被告公司之營業所所在地設在我國境內，是被告公司於我國境內有實施系爭專利之行為，足認系爭產品確為被告公司所製造，並透過韓商JC Line株式會社對外銷售，故被告公司所辯顯非可採。
　㈡按私文書應由舉證人證其真正，民事訴訟法第357條定有明文。次按文書之證據力，有形式上證據力與實質上證據力之分。前者係指真正之文書即文書係由名義人作成而言；後者則為文書所記載之內容，有證明應證事實之價值，足供法院作為判斷而言(最高法院91年度台上字第1645號判決意旨參照)。被告公司雖辯稱原告所提甲證48至51-1檢測報告之產品並非系爭產品，檢測產品數據遭偽造、變造無法證明為被告公司銷售或製造云云(本院卷八第382至385頁)，惟依上開實務見解，被告所辯為爭執檢測報告之形式上真正，就檢測報告已經上海市東方公證處公證，及財團法人海峽交流基金會驗證，有公證書在卷可稽(本院卷三第389至608頁)，且被告公司亦無提出有何足以認定該公證書有偽造、變造之證據，自應推定具形式上真正，而系爭產品確為被告公司生產，透過韓商JC Line株式會社銷售，已如前述，是其此部分所辯顯非可採。
六、系爭產品未落入系爭專利1請求項1至3、9之文義範圍：
　㈠系爭產品1未落入系爭專利1請求項1之文義範圍：　
　⒈系爭專利1請求項1之技術內容可解析為9個要件，分別為：　
　⑴要件編號1A：一種流體噴出裝置，其包含：
　⑵要件編號1B：組配來傳導包括有第一能量脈衝之一第一能量信號之一第一擊發線路；
　⑶要件編號1C：組配來傳導包括有第二能量脈衝之一第二能量信號之一第二擊發線路；
　⑷要件編號1D：組配來傳導代表一影像之資料信號之資料線路；
　⑸要件編號1E：組配以閂鎖該等資料信號來提供閂鎖資料信號之閂鎖電路；
　⑹要件編號1F：第一液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料信號以響應該第一能量信號來噴出流體；以及
　⑺要件編號1G：第二液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料信號以響應該第二能量信號來噴出流體；
　⑻要件編號1H：其中該閂鎖電路藉由一時鐘信號來閂鎖該等資料信號，以及
　⑼要件編號1I：該閂鎖電路藉由脈衝充電控制信號來閂鎖該等資料信號。
　⒉系爭產品1與系爭專利1請求項1之文義比對：　
　⑴要件編號1a：甲證58圖1-1為系爭產品1之包裝盒，具有Inkjet Print Cartridge名稱、BLACK字樣與Replacement CC461W(60XL)品名等文字(本院卷四第135頁)，可知圖1-1系爭產品1可用來替換60XL黑色墨水匣、圖2為拆除包裝後之系爭產品1正面外觀，具有與前述包裝盒相同之文字、圖3為拆除包裝後之系爭產品1背面外觀，其包含噴墨晶片可控制墨水噴出，故系爭產品1為系爭專利1請求項1要件編號1A之文義所讀取。
　⑵要件編號1b：甲證58圖4標示接墊與第一擊發線路區域於噴墨晶片全圖，圖5則分別標示F5、F3接墊於噴墨晶片左側、右側放大圖，圖6為擊發胞元陣列的電路圖，圖7為第一能量信號F3之模擬時序圖(本院卷四第138至141頁)。經查，甲證58圖4系爭產品1之噴墨晶片相片與圖6電路圖並無法勾稽，無法確定圖4中間標示區域為第一擊發線路。圖5晶片右側由上往下第六接墊標示為F3，其標示是否正確並無其他內容可支持。圖7之F3的振幅、頻率與工作週期，其依據亦不明，由於無從判斷甲證58上述之真偽，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項1要件編號1B之文義所讀取。
　⑶要件編號1c：甲證58圖4標示接墊與第二擊發線路區域於噴墨晶片全圖，圖5、圖6如前述，圖7為第二能量信號F5之模擬時序圖(本院卷四第142至144頁)。經查，甲證58圖4系爭產品1之噴墨晶片相片與圖6電路圖並無法勾稽，無法確定圖4中間標示區域為第二擊發線路。圖5晶片左側由上往下第三接墊標示為F5，其標示是否正確並無其他內容可支持。圖8之F5的振幅、頻率與工作週期，其依據亦不明，由於無從判斷甲證58上述第二擊發線路、第二能量信號之真偽，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項1要件編號1C之文義所讀取。
　⑷要件編號1d：甲證58圖5標示F5、D3、D1接墊於噴墨晶片左側相片，標示F3、D2接墊於噴墨晶片右側相片，圖6為擊發胞元陣列的電路圖(本院卷四第146至147頁)。經查，甲證58圖5系爭產品1之噴墨晶片左右兩側相片與圖6電路圖並無法勾稽，圖5僅顯示輸入接墊D1~D3，另由甲證84-1圖M2-7、M2-8、M2-9、M2-10、M1-2、M1-3、M1-4，原告以圖L1-1至L1-4、L2-1至L2-4、L3-1至L3-4之放大相片標示閂鎖電路，由於相片解析度不足，無法辨認相片上之實際線路與原告標示是否吻合，原告也未進一步說明M1-2、M1-3、M1-4之以紅色標示線路是如何產生，無法確定甲證58圖5具有輸入端D1~D3連接至擊發胞元陣列之資料線路，且輸入接墊D1~D3標示是否正確並無其他內容可支持，由於無從判斷上述甲證58與甲證84-1內容之真偽，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項1要件編號1D之文義所讀取。
　⑸要件編號1e：甲證58圖5標示S4、S1、F5、D3、S5、S3、D1接墊於噴墨晶片左側相片，標示S2、F3、D2接墊於噴墨晶片右側相片，圖6為擊發胞元陣列的電路圖，包含閂鎖電路，圖9為閂鎖電路之電路圖，圖10為一擊發胞元之電路圖(本院卷四第149至152頁)。經查，甲證58圖5系爭產品1之噴墨晶片左右兩側相片與圖6、9、10電路圖並無法勾稽，另外，同要件編號1d比對，由甲證58圖5與甲證84-1圖M2-7至M2-10、M1-2至M1-4與L1-1至L1-4、L2-1至L2-4、L3-1至L3-4之放大相片無法確定具有閂鎖電路位於輸入端D1~D3與擊發胞元陣列之間，且輸入接墊D1~D3標示是否正確並無其他內容可支持，由於閂鎖電路之資料輸入端(D1至D3)連接至接墊與資料輸出端(DC1至DC3)連接至擊發線路之關係皆未驗證，從甲證58無法判斷系爭產品1是否符合要件1E，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項1要件編號1E之文義所讀取。
　⑹要件編號1f：甲證58圖11於噴墨晶片標示第一液滴產生器，圖12於第一液滴產生器放大圖標示切割線C-C”，圖13為第一液滴產生器在切割線C-C”下之剖面圖，圖10為一擊發胞元之還原電路圖，圖14為一擊發胞元之符號圖，圖15為一擊發胞元之設計電路圖，圖16為擊發胞元動作之模擬波形圖，圖17為第一能量信號之波型圖，表1為擊發胞元輸入信號規格表(本院卷四第154至161頁)。甲證84-1圖M2-12之擊發胞元016為第一液滴產生器，並以圖F1-1至F1-4對應擊發胞元第二金屬(M2)層、第一金屬(M1)層、多晶矽(Poly)層與基板(Sub)層之影像，圖F1-5、F1-6為F1-2的放大圖，以相同色塊與節點名稱標示該些放大圖與甲證58圖10，圖F1-7、F1-8為標示電晶體T1、T2源極、汲極與閘極之照片(本院卷八第149至154頁)。經查，甲證58圖11系爭產品1之噴墨晶片中間標示之第一液滴產生器與圖10電路圖並無法勾稽，圖14符號圖與圖15電路圖之接腳DATASEL與PRECHARGE接連接至外部S2，甲證84-1僅於照片標示電路圖T1、T2元件之源極、汲極與閘極，未指明其餘元件(如T3至T6)之位置，甲證58圖10相同或近似色塊(黃色與粉色)標註於不同連接線造成混淆，圖F1-5、F1-6因為套色緣故使原有相片金屬層連接方式不明，甲證58圖10擊發胞元之還原電路圖仍無法與甲證84-1圖F1-1至F1-8之相片完整勾稽所有元件與連線方式，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項1要件編號1F之文義所讀取。
　⑺要件編號1g：說明同要件編號1f，其中第一液滴產生器改為第二液滴產生器。經查，理由同要件編號1f，其中第一液滴產生器改為第二液滴產生器，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項1要件編號1G之文義所讀取。
　⑻要件編號1h：甲證58圖6說明同前述，甲證84-1圖M2-6為噴墨晶片M2之照片，圖M2-9為M2-6左側放大圖，其中包含兩個閂鎖電路(D3至DC3、D1至DC1)，圖L1-1至L1-4為閂鎖電路(D1至DC1)M2層、M1層、多晶矽層與基板層之影像(本院卷八第135至139頁)。經查，由甲證84-1圖M2-6、F2-7、F2-8、圖L1-1至L1-4標註D1、DC1、DCLK與TA、TB之源極、汲極與閘極，與甲證58圖6之部分放大圖電晶體TA、TB及連接方式相同，該些電晶體可對應閂鎖電路(D1至DC1)之部分。甲證58圖6輸入端D1至D3與閂鎖電路之間具有連接線，閂鎖電路與擊發胞元陣列輸入端DC1至DC3之間也具有連接線，而甲證84-1圖M2-6、M2-9、L1-1、L1-3、L1-4未有任何標示，圖L1-2僅在閂鎖電路標示DCLK、D1、DC1等連接線，未證明標示D1連接至輸入接墊D1、標示DC1連接至擊發胞元陣列輸入端DC1、標示DCLK連接至與時鐘信號相關電路或輸入，甲證84-1圖M1-2雖以紅色線條標註D1由晶片左側起經由閂鎖電路(D1至DC1)並連接至右側擊發胞元陣列，惟該紅色線條係直接貫穿閂鎖電路(D1至DC1)，該紅色線條如何產生未說明，且該圖解析度明顯不足，無從判辨金屬層連線是否與紅色線條相符，無法證明閂鎖電路(D1至DC1)組配閂鎖資料信號D1來提供閂鎖資料信號DC1給擊發胞元陣列，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項1要件編號1H之文義所讀取。
　⑼要件編號1i：甲證58圖10為擊發胞元之還原電路圖，圖22為控制信號S1至S5之波型圖(本院卷四第175至176頁)，甲證84-1圖10同為擊發胞元之還原電路圖，輸入端DATASEL與PRECHARGE接連接至S1/S2/S3/S4/S5其中之一，圖M2-11標註圖M2-12、圖M2-13之區域，圖M2-12包含擊發胞元016，圖2-13包含擊發胞元169(本院卷八第148至153頁)，圖F1-1至F1-8同前述要件編號1f說明。經查，由甲證84-1第27頁(本院卷八第150頁)圖10電晶體T1閘極連接DATASEL輸入端，PRECHARGE輸入端連接至未標示編號且閘極與汲極耦接之電晶體，DATASEL與PRECHARGE同樣連接至S2，甲證84-1圖F1-7標示T1閘極，對照圖F1-6標示S2之連線與圖F1-2之M1金屬層圖案，T1閘極應與S2相連，S2上部分與其他電晶體有連接關係，惟甲證84-1僅有標示T1與T2之閘極、汲極與源極，並未完整解析擊發胞元之完整電路，由原告之說明無法認定甲證84-1圖F1-1至F1-8電路中S2金屬層導線的連接方式與甲證84-1第27頁甲證58圖10相同，甲證84-1無法證明閂鎖電路閂鎖資料信號的控制信號即是脈衝控制信號，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項1要件編號1I之文義所讀取。
　⑽原告雖主張甲證48-1圖4.1發射單元邏輯陣列與圖4.1.1發射單元之電路圖，其連接關係可標示於甲證58圖6、14，擊發胞元1133、1141(或191)之控制信號S2(或S4)可為DATASEL及PRECHARGE，具有充電功能，可證明系爭產品1落入系爭專利1請求項1要件編號1I，另由甲證48-1圖4.1與圖4.1.1可知DATASEL、SELECT、PRECHARGE可接收S1~S5中之一者，FIRE可接收F3、F5中之一者，DATA可接收D1~D3、DC1~DC3中之一者，如甲證58-2圖10-2所示云云(本院卷十一第55至58頁)。惟查，根據甲證48-1第16頁說明，發射單元陣列係透過反向分析軟體RCAD提取完成，該檢測報告僅有提供還原電路之結果，並未提供分析過程，而甲證48-1圖4.1的發射單元邏輯陣列，其中該圖之左側顯示有上下2群發射單元，一群具有12行乘以14列的發射單元，右側顯示發射單元群組排列與外部信號之連接方式，該圖4.1並未與任何的相片進行比對與勾稽，難認圖4.1標示之資訊為正確，是難認由甲證48-1推知甲證58圖6、14之內容為正確，亦不足以證明系爭產品1落入系爭專利1請求項1要件編號1I之文義範圍，故原告主張顯不足採。
　⒊綜上，系爭產品1雖有系爭專利1請求項1要件編號1A之技術特徵，但未包含要件編號1B、1C、1D、1E、1F、1G、1H、1I之技術特徵，故系爭產品1並未包含系爭專利1請求項1之全部技術特徵，未落入系爭專利1請求項1之文義範圍。
　㈡系爭專利1請求項2、3均係請求項1之直接附屬項，解釋上應包含請求項1之全部技術特徵及進一步限定之技術特徵，因，系爭產品1未落入系爭專利1請求項1之文義範圍，故系爭產品1亦未落入系爭專利1請求項2、3之文義範圍。
　㈢系爭產品1未落入系爭專利1請求項9之文義範圍：
　⒈系爭專利1請求項9之技術內容可解析為9個要件，分別為：　
　⑴要件編號9A：一種流體噴出裝置，其包含：
　⑵要件編號9B：組配來傳導包括有第一能量脈衝之一第一能量信號之一第一擊發線路；
　⑶要件編號9C：組配來傳導包括有第二能量脈衝之一第二能量信號之一第二擊發線路；
　⑷要件編號9D：組配來傳導代表一影像之資料信號之資料線路；
　⑸要件編號9E：組配來依照至少一時鐘信號以閂鎖該等資料信號，來提供閂鎖資料信號之閂鎖電路；
　⑹要件編號9F：該閂鎖電路包括組配來藉由一時鐘信號來閂鎖該等資料信號，以提供第一時序資料信號之第一閂鎖器，
　⑺要件編號9G：該閂鎖電路也包括組配來藉由脈衝充電控制信號來閂鎖該等資料信號及該等第一時序資料信號，以提供該等閂鎖資料信號之第二閂鎖器；
　⑻要件編號9H：第一液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料信號以響應該第一能量信號來噴出流體；以及
　⑼要件編號9I：第二液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料信號以響應該第二能量信號來噴出流體。
　⒉系爭產品1與系爭專利1請求項9之文義比對：
　⑴要件編號9a、9b、9c、9d：系爭專利1要件編號9A、9B、9C、9D之技術特徵分別與系爭專利1要件編號1A、1B、1C、1D之技術特徵相同。如前所述，系爭產品1有系爭專利1請求項1要件編號1A之技術特徵，但未包含要件編號1B至1I之技術特徵，同理，系爭產品1有系爭專利1請求項9要件編號9A之技術特徵，但未包含要件編號9B、9C、9D之技術特徵。
　⑵要件編號9e：除甲證58-2與甲證58具有相同圖5、圖6、圖9、圖10之外，甲證58-2圖10-1為圖9與圖10連接示意圖，圖10-2為圖6部分與圖10連接示意圖(本院卷九第39至40頁)。經查，系爭專利1要件編號9E與要件編號1E近似，要件編號9E更進一步界定「來依照至少一時鐘信號」，同要件編號1E理由，甲證58-2相片欠缺閂鎖電路與時鐘信號之標示，且D1~D3標示是否正確並無其他內容可支持，由甲證58圖5與甲證84-1相片無法確定具有閂鎖電路位於輸入端D1~D3與擊發胞元陣列之間，圖L1-2雖標示DCLK、DC1、D1，也未證明DCLK與時鐘信號相關、DC1與擊發胞元陣列相連、D1與輸入接墊D1相連，該些相片與甲證58-2圖6、9、10、圖10-1電路圖並無法勾稽，由甲證58、58-2無從判斷系爭產品1具有要件編號9E閂鎖電路之連接特徵，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項9要件編號9E之文義所讀取。
　⑶要件編號9f：除前述甲證58圖6之外，甲證58-2圖6、9為第一閂鎖器與閂鎖電路之電路圖(本院卷九第43至44頁)。經查，系爭專利1要件編號9F與要件編號1H近似，要件編號9E除文字酌修增加「包括組配來」，更進一步界定「以提供第一時序資料信號之第一閂鎖器」。由前述要件編號1H理由可知，甲證84-1圖M2-6、M2-9標註閂鎖電路(D1至DC1)與甲證58-2圖9之部分放大圖電晶體TA、TB及連接方式相同，DC1相當於第一時序資料信號，該電路為閂鎖電路(第一閂鎖器)。甲證84-1圖M1-2雖以紅色線條標註D1由晶片左側起經由閂鎖電路(D1至DC1)並連接至右側擊發胞元陣列，惟該紅色線條係直接貫穿閂鎖電路(D1至DC1)，且其產生方式不明，此外，該圖解析度明顯不足，無從判辨金屬層連線與紅色線條是否相符，甲證58-2與甲證84-1皆無法證明閂鎖電路(D1至DC1)組配來閂鎖資料信號D1來提供第一時脈資料信號DC1給擊發胞元陣列，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項9要件編號9F之文義所讀取。
　⑷要件編號9g：甲證58-2圖10擊發胞元之還原電路圖，圖10-1為圖9與圖10連接示意圖，圖10-2為圖6之部分與圖10連接示意圖(本院卷九第46至48頁)。經查，系爭專利1要件編號9G與要件編號1I近似，要件編號9G除文字酌修增加「也包括組配來」，更進一步界定「及該等第一時序資料信號，以提供該等閂鎖資料信號之第二閂鎖器」。甲證58-2圖10-1顯示第二閂鎖器閂鎖之輸入資料[image: ]來自第一閂鎖器輸出之DC1，圖10-2顯示第二閂鎖器閂鎖資料訊號D1，惟上述電路之連接關係並未有相對應的相片解析，甲證58-2與甲證84-1並未有相關照片可資證明，另外同要件編號1i理由，甲證58-2、甲證84-1無法證明閂鎖電路閂鎖資料信號的控制信號即是脈衝充電控制信號，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項9要件編號9G之文義所讀取。
　⑸要件編號9h、9i：系爭專利1請求項9要件編號9H、9I之技術特徵與要件編號1F、1G之技術特徵相同，如前所述，系爭產品1未包含要件編號1F、1G之技術特徵，同理，系爭產品1亦未包含系爭專利1請求項9要件編號9H、9I之技術特徵。
　⒊綜上，系爭產品1雖有系爭專利1請求項9要件編號9A之技術特徵，但未包含要件編號9B至9I之技術特徵，故系爭產品1並未包含系爭專利1請求項9之全部技術特徵，未落入系爭專利1請求項9之文義範圍。
　㈣系爭產品2至4未落入系爭專利1請求項1至3、9之文義範圍：
　　原告另以甲證59、60-2、61(分別以系爭產品2至4比對系爭專利1請求項1至3侵權比對表)與甲證59-2、60-3、61-2(分別以系爭產品2至4與系爭專利1請求項9侵權比對簡表)主張系爭產品2至4落入系爭專利1請求項1至3、9之文義範圍，另以甲證85至87補充系爭專利1與系爭產品2至4等效電路、晶片結構之比對表，經查，甲證59、60-2、61、59-2、60-3、61-2除分析標的物(即系爭產品2至4)與系爭產品1不同外，其餘分析手法與比對內容與甲證58、58-1、84-1並無實質差異，依前開所述，系爭產品2至4亦未落入系爭專利1請求項1至3、9之文義範圍。
七、系爭產品未落入系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍：
　㈠系爭產品1未落入系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍：　
　⒈系爭專利2請求項1之技術內容可解析為9個要件，分別為：
　⑴要件編號1A'：一種流體噴出裝置，其包含：
　⑵要件編號1B'：適合傳輸包含多數能脈波之一第一能信號之一第一發射線；
　⑶要件編號1C'：適合傳輸包含多數能脈波之一第二能信號之一第二發射線；
　⑷要件編號1D'：組配來提供有效或無效之第一位址信號之一第一位址產生器；
　⑸要件編號1E'：組配來提供有效或無效之第二位址信號之一第二位址產生器；
　⑹要件編號1F'：電耦接至該第一發射線之第一墨滴產生器，且其係組配來響應於該第一能信號而基於有效的第一位址信號噴出流體；以及
　⑺要件編號1G'：電耦接至該第二發射線之第二墨滴產生器，且其係組配來響應於該第二能信號而基於有效的第二位址信號噴出流體；以及
　⑻要件編號1H'：其中該第一位址產生器係被組配來在該第二位址產生器提供無效的第二位址信號時提供有效的第一位址信號，而
　⑼要件編號1I'：該第二位址產生器係被組配來在該第一位址產生器提供無效的第一位址信號時提供有效的第二位址信號。
　⒉系爭產品1與系爭專利2請求項1之文義比對：
　⑴要件編號1a'：甲證62圖1-1、1-2、2、3(本院卷四第339至341頁)顯示系爭產品1是包含噴墨晶片之黑色墨水匣，系爭產品1為系爭專利2請求項1要件編號1A'之文義所讀取。
　⑵要件編號1b'：甲證62圖4至7(本院卷四第342至345頁)之說明，同甲證58圖4至7之說明。甲證88圖M2-2為晶片第二金屬層相片，圖M2-3為圖M2-2層部分放大照片(本院卷八第255至256頁)。經查，甲證62圖4系爭產品1晶片之第二金屬層結構相片標示第一發射線與圖6電路圖無法勾稽，無法確定圖4中間標示區域為第一發射線。甲證62圖5晶片右側由上往下第六接墊標示為F3，其標示是否正確，亦無其他內容可支持。甲證62圖7第一能信號F3的振幅、頻率與工作週期等數據，所憑依據不明。而甲證88圖M2-2、M2-3以紅線標示F3，未說明紅線產生方式，圖M2-2、M2-3解析度不足，無法辨別金屬層圖案與紅線相符，且未證明該紅線標示F3與圖F1-5墨滴產生器之第一能信號端F3相連接。由於無法甲證62或甲證88判斷上述第一能信號與第一發射線之內容是否正確，故難認系爭產品1為系爭專利2請求項1要件編號1B'之文義所讀取。
　⑶要件編號1c'：甲證62圖4標示接墊與第二發射線於噴墨晶片全圖，圖5、圖6說明同要件1b'，圖8為第二能量信號F5之模擬時序圖(本院卷四第346至349頁)，甲證88圖M2-4為晶片第二金屬層相片，圖M2-5為圖M2-4層部分放大照片(本院卷八第257至258頁)。經查，甲證62圖4之系爭產品1晶片相片標示第二發射線與圖6電路圖無法勾稽，無法確定圖4中間標示區域為第二發射線。圖5晶片左側由上往下第三接墊雖標示為F5，然無證據證明該標示內容是否正確。圖8第二能信號F5的振幅、頻率與工作週期等數據，所憑之依據不明。而甲證88圖M2-4、M2-5以紅線標示F5，未說明紅線產生方式，圖M2-4、M2-5解析度不足，無法辨別金屬層圖案與紅線相符，且未證明該紅線標示F5與圖F2-5墨滴產生器之第一能信號端F5相連接。由於無法甲證62或甲證88判斷上述第二能信號是否正確，故難認系爭產品1為系爭專利2請求項1要件編號1C'之文義所讀取。
　⑷要件編號1d'：甲證62圖9系爭產品1晶片之還原電路圖，圖10為第一位址產生器符號圖，圖11為第一位址產生器之還原電路圖，主要包含方向電路、移位暫存器、邏輯陣列，圖12為邏輯陣列的還原電路圖，圖13、14為第一位址產生器之模擬波形圖(本院卷四第350至355頁)，甲證88圖M1-1為系爭產品1晶片之第一金屬層照片，圖M1-2為M1-1之第一位址產生器放大照片，圖M1-3為在M1-2標示第一位址線A1至A6之照片，圖M1-4為在M1-2標示方向電路、移位暫存器及邏輯陣列之照片，圖M1-5為在M1-2標示邏輯陣列中之T1(S5)、T2(S1)至T3(S4)及來自移位暫存器信號的路徑之照片，圖V1-1、V1-2、V1-3為M1-5位址評估電晶體之放大照片，分別顯示第一金屬(M1)層、多晶矽層及基板層(本院卷八第259至264頁)。經查，甲證62圖9至12第一位址產生器還原電路圖與甲證88圖M1-1、M1-2、M1-3、M1-4、M1-5無法勾稽，上述甲證88之相片僅標示出方向電路、移位暫存器、邏輯陣列大致位置、A1至A6、T1至T3、G1與位址評估電晶體之閘極、源極與汲極，並未完整比對出還原電路圖與相片的對應關係，無從判斷上述甲證62還原電路圖內容是否正確。甲證62圖12、圖13，當控制信號S1上升緣至S4上升緣之第1期間，位址評估電晶體導通，第一位址信號為有效，當控制信號S4上升緣至S1上升緣之第2期間，位址評估電晶體關閉，第一位址信號為無效，圖13正向模擬結果與圖12電路原理相符，同理，圖14反向模擬結果與圖12相符，圖13、14模擬結果顯示圖12第一位址產生器可產生有效或無效之第一位址信號，惟如前述，甲證62圖9至12電路圖還原步驟不完整，難認系爭產品1相片之第一位址產生器與甲證62圖9至12電路圖相同。圖13與圖14分別模擬正向與反向掃描，由於該些模擬同樣基於甲證62圖9至12還原電路圖所為之，圖13、14所示有效或無效第一位址信號之正確性尚有疑義。由於無從判斷甲證62、甲證88內容是否正確，故難認系爭產品1為系爭專利2請求項1要件編號1D'之文義所讀取。
　⑸要件編號1e'：甲證62圖9、12、13、14說明如前所述，圖15為第二位址產生器符號圖，圖16為第二位址產生器之還原電路圖，主要包含方向電路、移位暫存器、邏輯陣列(本院卷四第358至363頁)，甲證88圖M1-6為系爭產品1晶片標示第二位址產生器之第一金屬層之照片，圖M1-7為M1-6之第二位址產生器放大照片，圖M1-8為在M1-7標示第二位址線B1至B6之照片，圖M1-9為在M1-7標示方向電路、移位暫存器及邏輯陣列之照片，圖M1-10為在M1-7標示來自邏輯陣列中之T1(S2)、T2(S3)至T3(S1)及來自移位暫存器信號的路徑之照片，圖V2-1、V2-2、V2-3為M1-10位址評估電晶體之放大照片，顯示位址評估電晶體之位置，分別顯示第一金屬層(M1)、多晶矽層及基板層(本院卷八第265至270頁)。經查，甲證62圖9、12、15、16第二位址產生器還原電路圖與甲證88圖M1-6、M1-7、M1-8、M1-9、M1-10無法勾稽，其理由與要件1d’相同，是無從判斷甲證62、甲證88內容是否正確。甲證62圖12、圖13，當控制信號S3上升緣至S1上升緣之第5期間，位址評估電晶體導通，第二位址信號為有效，當控制信號S1上升緣至S3上升緣之第6期間，位址評估電晶體關閉，第二位址信號為無效，圖13正向模擬結果與圖12電路原理相符，同理，圖14正向模擬結果與圖12相符，圖13、14模擬結果顯示圖12第二位址產生器可產生有效或無效之第二位址信號，惟如前述，甲證62圖9、15、16、12電路圖還原步驟不完整，難認系爭產品1相片之第二位址產生器與甲證62圖9、15、16、12電路圖相同，故系爭產品1無法為系爭專利2請求項1要件編號1E'之文義所讀取。
　⑹要件編號1f'：甲證62圖17於噴墨晶片相片標示第一墨滴產生器，圖18於第一墨滴產生器放大圖標示切割線C-C'，圖19為第一墨滴產生器在切割線C-C'下之剖面圖，圖20為一發射單元之還原電路圖，圖21為一發射單元之符號圖，圖22為將圖20輸入電子設計軟體之發射單元電路圖，圖23為發射單元動作之模擬波形圖，圖24為第一能信號之波型圖，表1為發射單元輸入信號規格表(本院卷四第366至373頁)。甲證88圖M2-6為系爭產品1第二金屬層(M2)晶片全圖，圖M2-7標示發射單元016，並以圖F1-1至F1-4對應發射單元第二金屬層(M2)、第一金屬層(M1)、多晶矽層(Poly)與基板層(Sub)之影像，圖F1-5、F1-6為F1-2的放大相片，該些放大相片與甲證88第22頁之甲證62圖10均以相同色塊與節點名稱進行標示(本院卷八第272至277頁)。經查，甲證62圖17至19系爭產品1噴墨晶片中間標示之第一墨滴產生器與圖20電路圖無法勾稽，圖21符號圖與圖22電路圖之接腳DATASEL與PRECHARGE皆連接至外部S2，FIRE連接至外部F3，DATA連接至外部DC1，原告未完整且逐步還原甲證88圖F1-1至F1-6相片的第一墨滴產生器之所有元件與其連接關係，無法確認甲證62圖20、圖21、圖22是否正確。甲證88圖F1-5標示F3與電阻器一端相連，甲證62圖20之發射電阻器經由端子FIRE連接F3，兩者連接關係相符，惟甲證88未交代圖F1-5發射單元之第一發射線是否確實連接至圖M2-3之F3，且圖M2-3之F3解析度不足，無法確認紅線標示F3是否為真，甲證62與甲證88無法對應要件1F'之「且其係組配來響應於第一能信號」。另外甲證88圖F1-6雖顯示A̅1̅、A̅2̅，圖F1-3、F1-4顯示A̅1̅、A̅2̅分別連接至其中兩個電晶體之閘極，惟甲證88未指出A̅1̅、A̅2̅是否來自第一位址產生器，甲證62與甲證88無法對應要件1F'之「基於有效的第一位址信號」。由於甲證88未完整解析發射單元，從而無法確認甲證62圖20發射單元之還原電路圖的正確性，甲證62圖23、圖24模擬之正確性既無法確定，則該部分模擬無法對應要件1F'之「響應於該第一能信號」與「有效的第一位址信號」，故系爭產品1未為系爭專利2請求項1要件編號1F'之文義所讀取。　
　⑺要件編號1g'：
　　甲證62圖17於噴墨晶片相片標示第二墨滴產生器，圖18於第二墨滴產生器放大圖標示切割線C-C'，圖19為第二墨滴產生器在切割線C-C'下之剖面圖，圖20為一發射單元之還原電路圖，圖25為一發射單元之符號圖，圖26為將圖20輸入電子設計軟體之發射單元電路圖，圖27為發射單元動作之模擬波形圖，圖28為第二能信號之波型圖，表2為發射單元輸入信號規格表。甲證88圖M2-6為系爭產品1第二金屬層(M2)晶片全圖，圖M2-8標示發射單元169，並以圖F2-1至F2-4對應發射單元第二金屬層(M2)、第一金屬層(M1)、多晶矽層(Poly)與基板層(Sub)之影像，圖F2-5、F2-6為F2-2的放大相片，該些放大相片與甲證88第22頁之甲證62圖10均以相同色塊與節點名稱進行標示(本院卷八第272至277頁)。依前開要件編號1f'所述之理由，系爭產品1無法為系爭專利2請求項1要件編號1G'之文義所讀取。
　⑻要件編號1h'、1i'：
　①甲證62圖13、14分別為正向掃描與反向掃描時，第一位址產生器與第二位址產生器之模擬信號波形圖(本院卷四第362至363頁)。原告主張甲證62圖13正向之期間9與圖14反向之期間10，當第二位址信號B1N至B6N為無效時，第一位址信號A1N至A6N為有效，其原理與要件1D'、1E'產生有效、無效之第一或第二位置相同，當控制信號S1上升緣至S4上升緣之第1期間，位址評估電晶體導通，第一位址信號為有效，當控制信號S4上升緣至S1上升緣之第2期間，第一位址信號為無效，當控制信號S3上升緣至S1上升緣之第5期間，第二位址信號為有效，當控制信號S1上升緣至S3上升緣之第6期間，第二位址信號為無效。循序輸入控制信號S1至S6對應輸出之第一、第二位址信號，依時序前後分為三個期間，整理控制信號、第一位址信號與第二位址信號之關係如下：
　⓵當控制信號S1上升緣至S3上升緣之期間，第一位址信號為有效，第二位址信號為無效，相當於甲證62第50頁圖13第9期間與第51頁圖14第10期間。
  ⓶當控制信號S3上升緣至S4上升緣之期間，第一位址信號為有
　  效，第二位址信號為有效，相當於甲證62第50頁圖13第9期
　　間後控制信號S3為高位準之期間。
　⓷當控制信號S4上升緣至S1上升緣之期間，第一位址信號為無
　　效，第二位址信號為有效，相當於甲證62第54頁圖13第11期
　　間與第55頁圖14第12期間。
　②上述第⓵、⓷點期間，內容分別對應要件1H'、1I'，惟第⓵、⓷點之期間長度並不相等，且依申請專利範圍解釋「第一位址產生器」、「第二位址產生器」，要件1H'、1I'須同時比對且不可分割，第⓶點期間，第一位址信號、第二位址信號皆為有效，不符原告於114年6月13日舉發答辯書(乙證16第5頁，本院卷八第25頁)明確主張兩個位址產生器的其中一個位址產生器產生有效的位址信號時，另一個位址產生器則產生無效的位址信號，也不同於申請專利範圍解釋「第一位址產生器」、「第二位址產生器」之其中一者無效，另一者則為有效之兩種輸出態樣，參系爭專利2說明書與圖13、14，第一位址信號與第二位址信號不會出現同時為有效之情況，原告未進一步說明期間長度不等與同時產生有效位址信號原因，是甲證62圖9至12、15、16電路圖是否正確還原，或信號輸入條件是否誤並非無疑。又如前所述，甲證62圖9至12、15、16電路圖還原步驟不完整，難認系爭產品1相片之第一、第二位址產生器與甲證62圖9至12、15、16電路圖相同，及圖13、14模擬結果是否正確，故難認系爭產品1為系爭專利2請求項1要件編號1H'、1I'之文義所讀取。
  ⒊綜上，系爭產品1雖有系爭專利2請求項1要件編號1A'之技術特徵，但未包含要件編號1B'至1I'之技術特徵，故系爭產品1並未包含系爭專利2請求項1之全部技術特徵，未落入系爭專利2請求項1之文義範圍。　　　
　㈡系爭專利2請求項2至4、7至9、16均係請求項1之直接附屬項，系爭專利2請求項17依附於請求項16，請求項18、19依附於請求項17，是系爭專利2請求項17至19均係請求項1之間接附屬項，解釋上應包含請求項1之全部技術特徵及進一步限定之技術特徵，因系爭產品1未落入系爭專利2請求項1之文義範圍，故系爭產品1亦未落入系爭專利2請求項2至4、7至9、16至19的文義範圍。
　㈢系爭產品2至4未落入系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍：
　　原告以甲證63至65(侵權比對表)、甲證63-1至65-1(侵權比對簡表)主張系爭產品2至4落入系爭專利1請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍，又以甲證89至91補充系爭專利2與系爭產品2至4等效電路、晶片結構之比對表云云。經查，甲證63至65除分析標的物(系爭產品2至4)與系爭產品1不同外，其餘分析手法與比對內容與甲證62、62-1、88並無實質差異，依前開所述，系爭產品2至4亦未落入系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍。
陸、綜上所述，系爭產品均未落入系爭專利1請求項1至3、9之文義範圍，亦均未落入系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍，並無侵害原告系爭專利權之情事。從而，原告主張依前揭規定，請求判決如前述聲明所載，並無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。
柒、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據資料，經本院審酌後認與判決結果不生影響，爰不一一論列。另原告聲請關於損害賠償之調查證據事項，亦無調查必要，附此敘明。且原告既不得以系爭專利遭侵害請求被告排除、防止侵害、銷毀及賠償損害，本件即無另為中間判決之必要，爰為終局判決。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2條、民事訴訟法第78條，判決如主文。　　
中　　華　　民　　國　　115 　年　　7 　　月　　22　　日
                          智慧財產第二庭
                                  法  官　王碧瑩
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　115 　年　　7 　　月　　22　　日
                                  書記官  江定宜
附註：
智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項
Ⅰ智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律
  師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察
  官、律師資格者，不在此限：
  一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴
　　  訟法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。
  二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事
　　  訴訟事件。
  三、第二審民事訴訟事件。
  四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其
　　  他事件之聲請或抗告。
  五、前四款之再審事件。
  六、第三審法院之事件。
  七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。
Ⅴ當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人
  為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，
  並經法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。

智慧財產及商業法院民事判決　

114年度民專訴字第21號

原　　　告　  Hewlett-Packard Development Company, L.P.               （惠普研發公司）

法定代理人　  Benjamin Searle

訴訟代理人　  楊代華律師

          　  陳佳菁律師

複 代理 人　  許書瑋律師

訴訟代理人　　陳香羽律師

　　　　　　  吳弈錡專利師  

　　　　　　  呂正忠專利師  

被　　　告　  研能科技股份有限公司

兼法定代理人　莫皓然       

共      同

訴訟代理人　  何愛文律師  

　　　　　　  王仁君律師  

　　　　　    洪振盛律師

複 代理 人　  林伯榮律師　　　　　　 

訴訟代理人　　黃仁宜律師(言詞辯論後解除委任) 

上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國115年6月17日言詞辯論終結，判決如下：

    主  文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

　　事實及理由

甲、程序部分： 

　　按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法），而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上字第2259號判決意旨參照）。次按專利法所保護之智慧財產權益所生之第一、二審民事訴訟事件，智慧財產法院有管轄權，智慧財產案件審理法第9條、智慧財產及商業法院組織法第3條第1款分別定有明文。查本件原告為依外國法設立之外國法人，具有涉外因素，為涉外民事事件，原告主張被告所製造並販售之型號「60XL(黑色/black)」、「60XL(彩色/color)」、「901XL(黑色/black)」、「901(彩色/color)」墨水匣(下分稱系爭產品1、2、3、4，合稱系爭產品)侵害其所有中華民國第I323221號「具有資料信號閂鎖電路之流體噴出裝置」、第I338624號「流體噴出裝置（二）」(下分稱系爭專利1、2，合稱系爭專利)，而依原告所提出甲證35公證書之附件29、32、36、38、41、44、50、54所示，系爭產品1至4之製造國、製造商為台灣、Microjet(대만, 마이크로젯)，核與被告研能科技股份有限公司(下稱被告公司)英文名稱之特取名稱「Microjet」部分相符，且包裝盒底部載有「Made in Taiwan」文字，可知系爭產品係於我國境內製造(此部分詳後述)，又被告公司之營業所所在地設在我國境內，原告所主張被告侵害系爭專利之虞之行為地亦在本國境內，自得類推適用民事訴訟法第2條第2項、第15條第1項規定，本院具有管轄權，至被告公司辯稱系爭產品為原告委託第三人於韓國網站購買、運送，再由第三人運送系爭產品至臺灣並於中國大陸進行鑑定，均屬境外行為，本院並無管轄權云云，核屬無據。

乙、實體部分：

壹、原告主張：

一、原告為系爭專利1、2之專利權人，專利權期間分別自民國99年4月11日至115年10月1日、100年3月11日至114年3月21日止。詎原告委託訴外人Pinkerton調查公司自韓商JC Line株式會社(JC Line Co,Kr)官方網頁購買被告公司所製造並販售之系爭產品，並經訴外人上海新微技術研發中心有限公司為侵權比對，認系爭產品已落入系爭專利1請求項1至3、9及系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍，被告公司明知或有能力查證知悉系爭專利之存在，卻未盡防止侵權責任，應有故意或過失侵害系爭專利權，爰依專利法第96條第1、3項規定，請求被告公司排除、防止侵害及銷毀；依專利法第96條第2項、民法第184條第1項前段、第177條第2項、第179條規定，請求被告公司負損害賠償責任；另被告莫皓然為被告公司之負責人，爰依公司法第23條第2項之規定，與被告公司連帶負損害賠償責任等語。

二、並聲明：㈠被告等應連帶給付原告新臺幣(下同)10,000,000元暨自本起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。㈡被告公司不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口系爭產品或其他侵害系爭專利1之產品。㈢被告公司應將尚未售出已製造、為販賣之要約、陳列、使用系爭產品或其他侵害系爭專利1產品之成品、半成品及從事侵害行為之原料與器具回收及銷毀。㈣訴訟費用由被告等連帶負擔。㈤就第一項之聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。

貳、被告等則以：

一、原告購買之系爭產品非於我國販售，而係原告委託訴外人自韓國網站購買、運送至臺灣，且購買、交付與配送過程均發生於韓國，並於上海進行產品鑑定，是被告公司於我國境內無實施系爭專利之行為。又原告所提之證據資料均無法證明系爭產品為被告公司所製造、販售、有侵害系爭專利之行為，且系爭產品為被告公司使用原告已出售之墨水匣回收填充墨水，屬專利權耗盡產品，是原告主張訴之聲明第二、三項顯無理由。另原告之侵權比對分析表未正確解釋系爭專利之專利申請範圍，系爭產品未落入系爭專利1請求項1至3、9及系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍。又系爭專利1說明書之內容違反93年專利法第26條第2項規定；系爭專利1請求項1至3之申請專利範圍，違反93年專利法第26條第3項規定；乙證6、7足以證明系爭專利1請求項1至3不具新穎性及進步性；乙證6、7之組合，足以證明系爭專利1請求項1至3不具進步性；乙證7足以證明系爭專利1請求項9不具新穎性；乙證7、乙證7、19之組合、乙證6、7、19之組合，足以證明系爭專利1請求項9不具進步性。另系爭專利2說明書之內容違反99年專利法第26條第2項規定；系爭專利2請求項1至4、7至9及16至19之申請專利範圍，違反99年專利法第26條第3項規定；乙證8足以證明系爭專利2請求項1不具新穎性；乙證8、9、乙證8、9之組合足以證明系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19不具進步性，故系爭專利有應撤銷事由，原告不得對被告主張專利權等語，置為抗辯。

二、並答辯聲明：㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回。㈡訴訟費用由原告負擔。㈢如受不利判決，請准供擔保免為假執行。

參、兩造不爭執事項(本院卷七第347頁，並依判決格式修正或刪減文句）：

一、原告為系爭專利1之專利權人，申請日為95年10月2日，公告日為99年4月11日，專利權期間自99年4月11日至115年10月1日止。

二、原告為系爭專利2之專利權人，申請日為94年3月22日，公告日100年3月11日，專利保護期間自100年3月11日起至114年3月21日止。專利權期限已屆至。

三、被告莫皓然係被告公司之負責人。

四、原告所屬集團生產HP品牌之墨水匣產品型號包括60XL（黑色/black）、60XL（彩色/color）、901XL（黑色/black）與901（彩色/color）。

五、原告委託第三人Pinkerton調查公司自韓商JC Line株式會社(JC Line Co.Kr)官方網頁購買系爭產品。

六、被告公司設立於85年並登記「CC01110資料儲存及處理設備製造業」作為所營事業之營業項目，該營業項目包括研究、開發、生產、製造及銷售噴墨式印頭填充墨水、噴墨式列印頭墨水匣等產品。　　

肆、兩造爭執事項(本院卷九第8至9頁、本院卷十一第13頁，並依判決格式修正或刪減文句）：　　

一、本件本院是否有管轄權？

二、甲證35附件88至94所示之60XL（黑色/black）、甲證35附件73至80所示之60XL（彩色/color）、甲證35附件95至101所示之901XL（黑色/black）、甲證35附件81至87所示之901（彩色/color）墨水匣是否為被告公司所生產、銷售？

三、系爭產品是否係被告使用原告公司已出售之墨水匣回收填充墨水？若是，被告前開行為，是否有專利權耗盡原則之適用？

四、申請專利範圍用語解釋：

  ㈠系爭專利1請求項1之「閂鎖電路」一詞之文義？

  ㈡系爭專利1請求項1之「閂鎖資料信號」一詞之文義？

  ㈢系爭專利2請求項1之「第一位址產生器」、「第二位址產生器」一詞之文義?

  ㈣系爭專利2請求項4之「角隅」一詞之文義?

五、專利侵權部分：

  ㈠系爭產品是否落入系爭專利1請求項1至3、9之文義範圍？

  ㈡系爭產品是否落入系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍？

六、專利有效性部分：

  ㈠系爭專利1部分：  

  ⒈系爭專利1說明書內容是否違反93年專利法第26條第2項規定，未明確且充分揭露？

  ⒉系爭專利1請求項1至3之申請專利範圍是否違反93年專利法第26條第3項規定，不為發明說明及圖式所支持？

  ⒊乙證6是否足以證明系爭專利1請求項1至3不具新穎性？

  ⒋乙證7是否足以證明系爭專利1請求項1至3不具新穎性？

  ⒌乙證6是否足以證明系爭專利1請求項1至3不具進步性？

  ⒍乙證7是否足以證明系爭專利1請求項1至3不具進步性？

  ⒎乙證6、7之組合是否足以證明系爭專利1請求項1至3不具進步性？

  ⒏乙證7是否足以證明系爭專利1請求項9不具新穎性?

  ⒐乙證7、乙證7、19之組合、乙證6、7、19之組合是否足以證明系爭專利1請求項9不具進步性?

  ㈡系爭專利2部分：  

　⒈系爭專利2說明書內容是否違反99年專利法第26條第2項規定，未明確且充分揭露？

　⒉系爭專利2請求項1至4、7至9及16至19之申請專利範圍是否違反99年專利法第26條第3項規定，不為發明說明及圖式所支持？

　⒊乙證8是否足以證明系爭專利2請求項1不具新穎性？

　⒋乙證8是否足以證明系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19不具進步性？

　⒌乙證9是否足以證明系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19不具進步性？

　⒍乙證8、9之組合是否足以證明系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19不具進步性？

　㈢原告依專利法第96條第1、3項規定，請求被告公司排除、防止侵害及銷毀，有無理由？

　㈣原告依專利法第96條第2項、民法第177條第2項、第179條、第184條第1項前段及公司法第23條第2項之規定，擇一請求被告等連帶負損害賠償責任，有無理由？如有，金額為何？

伍、得心證之理由：

一、系爭專利1之技術分析：　　

　㈠系爭專利1之技術內容：　

　⒈系爭專利1所欲解決問題：

　　隨著噴墨列印頭已逐步形成，液滴產生器之個數已增加以改善列印速度及/或品質。每一列印頭的液滴產生器之個數增加已形成在一列印頭模要使被增加之擊發電阻器的個數激能時在列印頭模上被要求之輸入填襯的個數增加結果。在一型式之列印頭中，每一個擊發電阻器被耦合至對應的輸入填襯以提供電力使擊發電阻器激能。每一個擊發電阻器有一輸入填襯，此在隨著擊發電阻器之數目增加而變成不務實的(參系爭專利1說明書先前技術第6頁第1至8行，本院卷一第124頁)。　

　⒉系爭專利1之技術手段：　

　　系爭專利1提供一種流體噴出裝置包括一第一擊發線路、一第二擊發線路、資料線路、閂鎖電路、第一液滴產生器與第二液滴產生器。該第一擊發線路被適應於以指引包括有第一能量脈衝之一第一能量信號及該第二擊發線路被適應於以指引包括有第二能量脈衝之一第二能量脈衝。該等資料線路被適應於指引代表一影像之資料信號及該閂鎖電路被組配以閂鎖該等資料信號來根據至少一時鐘信號來提供閂鎖資料信號。該等第一液滴產生器被組配以響應該第一能量信號而根據該等閂鎖資料信號來噴出流體，及該等第二液滴產生器被組配以響應該第二能量信號而根據該等閂鎖資料信號來噴出流體(參系爭專利1說明書發明內容第6頁第23行至第7頁第9行，本院卷一第124至125頁)。

　⒊系爭專利1之功效：　

　　雙倍資料率擊發胞元電路閂鎖在來自預先充電信號中每一個高電壓脈衝之每一條資料線路的二個資料位元中。因而，兩倍之擊發電阻器可不須增加擊發次數或輸入墊個數地被激能。每一個輸入墊之液滴產生器個數可例如藉由增加在一列印頭上的液滴產生器個數及使用相同個數之輸入墊或使用在列印頭上相同個數之液滴產生器並減少輸入墊個數而被增加。具有較多液滴產生器之列印頭典型上以較高品質及/或列印速度來列印。同樣地，具有較少輸入墊之列印頭典型上比具有較少輸入墊之列印頭的成本較低。(參系爭專利1說明書第39頁第14至23行，本院卷一第157頁)

　㈡系爭專利1主要圖式：

 圖1 一噴墨列印系統之實施例    圖2 一列印頭模之一實施例的一部分  圖3 一列印頭模之實施例中位於沿著墨水饋送槽的液滴產生器之佈置圖  圖4 在一列印頭模之一實施例中被運用的一擊發胞元之實施例  圖5一噴墨列印頭擊發胞元陣列之一實施例  圖6 一前置充填之擊發胞元的一實施例 圖7 一噴墨列印頭擊發胞元陣列的一實施例  圖8 一擊發胞元陣列之一實施例的作業  圖9 被組配以閂鎖資料之預先被充填的擊發胞元之一實施例  圖10 一個雙倍資料率之擊發胞元電路  圖11 一個雙倍資料率之擊發胞元電路的作業  圖12 一前置充填擊發胞元的一實施例  圖13 使用第12圖之前置充填擊發胞元的一個雙倍資料率之擊發胞元電路的作業  圖14 一個二通電晶體前置充填擊發胞元的一實施例  圖15 使用第12圖之前置充填擊發胞元與第14圖之二通電晶體前置充填擊發胞元的一實施例之作業  

　㈢系爭專利1申請專利範圍：

　　系爭專利1申請專利範圍共16項，其中第1、9、12、16項為獨立項，其餘為附屬項。原告主張系爭產品落入系爭專利1請求項1至3、9，內容如下：

　⒈請求項1：一種流體噴出裝置，其包含：組配來傳導包括有第一能量脈衝之一第一能量信號之一第一擊發線路；組配來傳導包括有第二能量脈衝之一第二能量信號之一第二擊發線路；組配來傳導代表一影像之資料信號之資料線路；組配以閂鎖該等資料信號來提供閂鎖資料信號之閂鎖電路；第一液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料信號以響應該第一能量信號來噴出流體；以及第二液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料信號以響應該第二能量信號來噴出流體；其中該閂鎖電路藉由一時鐘信號來閂鎖該等資料信號，以及該閂鎖電路藉由脈衝充電控制信號來閂鎖該等資料信號。

　⒉請求項2：如申請專利範圍第1項所述之流體噴出裝置，其中該等第一能量脈衝之一包括一起動時間與一結束時間，及該等第二能量脈衝之一在該起動時間與該結束時間之間被起動。

　⒊請求項3：如申請專利範圍第1項所述之流體噴出裝置，其中該第一擊發線路與第二擊發線路電氣式地隔離。

　⒋請求項9：一種流體噴出裝置，其包含：組配來傳導包括有第一能量脈衝之一第一能量信號之一第一擊發線路；組配來傳導包括有第二能量脈衝之一第二能量信號之一第二擊發線路；組配來傳導代表一影像之資料信號之資料線路；組配來依照至少一時鐘信號以閂鎖該等資料信號，來提供閂鎖資料信號之閂鎖電路；該閂鎖電路包括組配來藉由一時鐘信號來閂鎖該等資料信號，以提供第一時序資料信號之第一閂鎖器，該閂鎖電路也包括組配來藉由脈衝充電控制信號來閂鎖該等資料信號及該等第一時序資料信號，以提供該等閂鎖資料信號之第二閂鎖器；第一液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料信號以響應該第一能量信號來噴出流體；以及第二液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料信號以響應該第二能量信號來噴出流體。　

二、系爭專利2之技術分析：

　㈠系爭專利2之技術內容：　

　⒈系爭專利2所欲解決問題：

　　製造商仍然持續嘗試減少一個噴墨頭晶粒上之輸入襯墊數目及增加墨滴產生器數目。具有較少輸入墊之噴墨頭典型可比有較多輸入墊之噴墨頭成本降低。此外，有較多墨滴產生器之噴墨頭典型係以較高品質及/或列印速度列印。為了維持成本以及提供特殊列印條帶高度，噴墨頭晶粒大小可能不會隨墨滴產生器數目之增加而顯著改變。隨著墨滴產生器密度之增高與輸入墊數目之減少，噴墨頭晶粒佈局逐漸變複雜(參系爭專利2說明書先前技術第7頁第1至8行，本院卷一第227頁)。　

　⒉系爭專利2之技術手段：

　　同系爭專利1(參系爭專利2說明書中文發明摘要第3頁，本院卷一第223頁)。

　㈡系爭專利2主要圖式：

 圖1 噴墨列印系統之一具體例  圖2一噴墨頭晶粒之一具體例之一部分  圖3於一噴墨頭晶粒之一具體例，位於沿墨水進給開槽之墨滴產生器之佈局圖  圖4於噴墨頭晶粒之一具體例採用之發射單元之一具體例  圖5示意圖顯示噴墨頭發射單元陣列之一具體例  圖6 示意圖顯示預充電發射單元之一具體例  圖7示意圖顯示噴墨頭發射單元陣列之一具體例  圖8時程圖顯示發射單元陣列之一具體例之操作  圖9於一噴墨頭晶粒之位址產生器之一具體例   圖11於正向方向之位址產生器之操作 圖12於反向方向之位址產生器之操作     圖13一噴墨頭晶粒之2位址產生器及六個發射群之一具體例  圖14 一噴墨頭晶粒之位址產生器之正向及反向操作  

　㈢系爭專利2申請專利範圍：

　　系爭專利2申請專利範圍共19項，其中第1、12項為獨立項，其餘為附屬項。原告主張系爭產品落入請求項1至4、7至9、16至19，內容如下：

　⒈請求項1：一種流體噴出裝置，其包含：適合傳輸包含多數能脈波之一第一能信號之一第一發射線；適合傳輸包含多數能脈波之一第二能信號之一第二發射線；組配來提供有效或無效之第一位址信號之一第一位址產生器；組配來提供有效或無效之第二位址信號之一第二位址產生器；電耦接至該第一發射線之第一墨滴產生器，且其係組配來響應於該第一能信號而基於有效的第一位址信號噴出流體；以及電耦接至該第二發射線之第二墨滴產生器，且其係組配來響應於該第二能信號而基於有效的第二位址信號噴出流體；以及其中該第一位址產生器係被組配來在該第二位址產生器提供無效的第二位址信號時提供有效的第一位址信號，而該第二位址產生器係被組配來在該第一位址產生器提供無效的第一位址信號時提供有效的第二位址信號。

　⒉請求項2：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其中該第一位址產生器係設置於該流體噴出裝置之第一半部，以及該第二位址產生器係設置於該流體噴出裝置之第二半部；以及其中該第一墨滴產生器係設置於該第一半部，該第二墨滴產生器係設置於該第二半部。

　⒊請求項3：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其中該第一位址產生器係設置於該流體噴出裝置之一端，以及該第二位址產生器係設置於該流體噴出裝置之另一端。

　⒋請求項4：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其中該第一位址產生器係設置於該流體噴出裝置之一角隅，以及該第二位址產生器係設置於該流體噴出裝置之另一角隅。

　⒌請求項7：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其包含：具有一長度之一流體進給源，其中該等第一墨滴產生器各自係流體式耦接至該流體進給源；以及適合傳輸該等第一位址信號之位址線，其中該等第一墨滴產生器係組配來基於由該等第一位址線所提供之該等第一位址信號作響應，其中該第一發射線及該等位址線係沿該流體進給源之長度之一部分設置為非重疊之金屬線。

　⒍請求項8：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其包含一流體進給源，其中該等第一墨滴產生器中之各墨滴產生器以及該等第二墨滴產生器中之各墨滴產生器係流體式耦接至該流體進給源。

　⒎請求項9：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其包含一流體進給源，其中該等第一墨滴產生器係設置於該流體進給源之相對兩側上，以及該等第一墨滴產生器各自係流體式耦接至該流體進給源；以及該等第二墨滴產生器係設置於該流體進給源之相對兩側上，以及該等第二墨滴產生器各自係流體式耦接至該流體進給源。

　⒏請求項16：如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其包含：組配來傳輸該等第一位址信號之第一位址線；組配來傳輸該等第二位址信號之第二位址線；其中該第一墨滴產稱器包含電耦接至該等第一位址線之第一電阻器；以其中該第二墨滴產稱器包含電耦接至該等第二位址線之第二電阻器；以及其中該第一位址產生器及該等第一電阻器係位於該流體噴出裝置之第一部分；以及該第二位址產生器及該等第二電阻器係位於該流體噴出裝置之第二部分。

　⒐請求項17：如申請專利範圍第16項之流體噴出裝置，其中該等第一位址線係僅設置於該第一部分；以及該等第二位址線係僅設置於該第二部分。

　⒑請求項18：如申請專利範圍第17項之流體噴出裝置，其中該等第一位址線及該第一發射線係僅設置於第一部分；以及該等第二位址線及該第二發射線係僅設置於第二部分。

　⒒請求項19：如申請專利範圍第17項之流體噴出裝置，包含：具有一長度之一流體進給源，其中該第一發射線及該等第一位址線係沿該流體進給源之長度之一部分而設置成非重疊之金屬線。　

三、系爭產品技術內容：　　

　㈠系爭產品1至4之技術描述：

　⒈由甲證48(60XL墨盒(黑色)檢測報告)、甲證49(60XL墨盒(彩色)檢測報告)、甲證50(901XL墨盒(黑色)檢測報告)、甲證51(901墨盒(彩色)檢測報告)可知系爭產品1至4包裝盒正面分別具有Replacement CC641W(60XL)、Replacement CC644W(60XL)、Replacement 654(901XL)與Replacement 656(901)等字樣，表示可用以替代原廠型號(括號內所示)之原廠墨水匣。

　⒉甲證48至51為原告委託上海新微技術研發中心有限公司對系爭產品進行樣品分析與還原工程內容。首先進行樣品拆封、晶片取出處理，續以光學顯微鏡對系爭產品晶片外觀拍照，經由清潔與去層處理，由上而下觀察包括每二金屬層、第一金屬層、多晶層、有源染色層等各層背景，通過反向分析軟體可完成晶片電路提取，包括晶片主要電路、地址生成器、移位寄存器、發射單元與邏輯陣列等。接著使用掃描式電子顯微鏡(SEM)及X射線能量散布分析儀(EDS)對發熱電阻、地址線、火線進行能量譜成分分析。另外對液滴生成器進行縱向剖面，確認其內部結構。最後依據晶片電路提取，對地址產生器與發射單元進行模擬。

　⒊系爭產品外觀部分，甲證95(本院卷十第107、109、112、114頁)顯示系爭產品墨水匣外殼頂面之卡榫B’皆具有類似笑臉形狀的向上弧狀結構。

　㈡系爭產品之照片：　　

　　

　系爭產品在墨水匣外殼頂面具有卡榫A’與卡榫B’

四、解釋申請專利範圍部分：

　㈠系爭專利1請求項1之「閂鎖電路」之解釋：

　⒈按發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式，專利法第58條第4項定有明文。因說明書所載之申請專利範圍通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，如有未臻明確之處，自有審酌說明書及圖式解釋申請專利範圍之必要。一般而言，為正確解釋申請專利範圍，尚得參酌內部證據與外部證據，並以內部證據為優先（最高行政法院104年判字第308號判決意旨參照）。

　⒉參考系爭專利1請求項1與閂鎖電路相關記載「組配以閂鎖該等資料信號來提供閂鎖資料信號之閂鎖電路」、「其中該閂鎖電路藉由一時鐘信號來閂鎖該等資料信號，以及該閂鎖電路藉由脈衝充電控制信號來閂鎖該等資料信號」，系爭專利1說明書第7頁第4至6行「該等資料線路被適應於指引代表一影像之資料信號及該閂鎖電路被組配以閂鎖該等資料信號來根據至少一時鐘信號來提供閂鎖資料信號」(本院卷一第125頁)，說明書第66頁第6至10行「資料閂鎖電晶體184之閘極電氣式地被耦合於接收一資料時鐘信號DCLK之資料時鐘線路190及預先充電通過電晶體186之閘極電氣式地被耦合於接收預先充電信號PRECHARGE的預先充電線路132」(本院卷一第184頁)與圖14，考量輸入、控制與輸出信號之數量、功能與目的，閂鎖電路應解釋為「藉由一時鐘信號及脈衝充電控制信號來閂鎖資料信號，以提供閂鎖資料信號的電路」。　

　㈡系爭專利1請求項1之「閂鎖資料信號」之解釋：

　　參考系爭專利1請求項1與閂鎖資料信號相關記載「組配以閂鎖該等資料信號來提供閂鎖資料信號之閂鎖電路」，系爭專利1說明書第7頁第4至6行「該等資料線路被適應於指引代表一影像之資料信號及該閂鎖電路被組配以閂鎖該等資料信號來根據至少一時鐘信號來提供閂鎖資料信號」(本院卷一第125頁)，可知閂鎖信號為資料信號經閂鎖電路閂鎖後之輸出，「閂鎖資料信號」應解釋為「經閂鎖電路閂鎖後所輸出的資料信號」。

　㈢系爭專利2請求項1之「第一位址產生器」、「第二位址產生器」之解釋：

　⒈系爭專利2請求項1「第一位址產生器」與「第二位址產生器」應按要件1H’「其中該第一位址產生器係被組配來在該第二位址產生器提供無效的第二位址信號時提供有效的第一位址信號，而」、要件1I’「該第二位址產生器係被組配來在該第一位址產生器提供無效的第一位址信號時提供有效的第二位址信號」之文字直接進行解釋，另由系爭專利2說明書第94頁第13行至99頁第10行(本院卷一第314至319頁)與圖14，於1128位址線、1130位址線提供之有效位址1172、1174、1178，當~A1-~A7提供有效位置時，~B1-~B7提供無效位置(全零代表非活性位址信號)，反之，當~B1-~B7提供有效位置時，~A1-~A7提供無效位置，故「第一位址產生器」、「第二位址產生器」應解釋為「當第二位址產生器提供無效的第二位址信號時，第一位址產生器提供有效的第一位址信號，而當第一位址產生器提供無效的第一位址信號時，第二位址產生器提供有效的第二位址信號」。

　⒉被告雖辯稱「第一位址產生器」與「第二位址產生器」應解釋為「當第一位址產生器提供位址信號時，第二位址產生器不提供位址信號，相反亦然」云云(本院卷七第371頁)，惟依系爭專利2說明書可知提供有效位址之反義詞應為提供無效位址，依系爭專利2說明書與圖14，當一個位址信號週期結束，下一個週期還沒有開始，依電學之通常知識，此時無效位址信號匯流排的電位可能是上一次殘留數值，或是浮接狀態，而不提供位址為特定的資料傳輸或通訊協定中，完全不啟用、不傳送位址匯流排的訊號，不提供位址與提供無效位址分屬不同技術內容，故被告所辯並非可採。

　㈣系爭專利2請求項4之「角隅」之解釋：

　　依系爭專利2說明書第144頁與圖22記載「位址產生器1800a及1800b係位於噴墨頭晶粒1700之對角。位址產生器1800a係位於由噴墨頭晶粒邊1700b及1700c所界限之角隅。位址產生器1800b係位於由噴墨頭晶粒邊1700a及1700d所界限之角隅」(本院卷一第364頁)，由上可知，角隅於兩噴墨頭晶粒邊，系爭專利2之請求項4之「角隅」應解釋為「由兩相鄰之噴墨頭晶粒邊所界限之角落一隅」。

五、系爭產品為被告公司所生產、銷售：

　㈠原告主張委託第三人Pinkerton調查公司自韓商JC Line株式會社(JC Line Co.Kr)官方網頁購買系爭產，並經臺灣臺北地方法院所屬民間公證人彭莉婷將含有系爭產品之包裹拆箱檢視，有電子交易明細、甲證35公證書可參（本院卷一第607至613頁、證物袋)。被告公司雖否認系爭產品為其所生產、銷售，韓商JC Line株式會社非其客戶云云，惟查，依原告所提出甲證35公證書之附件29、36、41、50(見本院證物袋)所示，系爭產品之包裝盒背面第7至9行載明製造國、製造商為臺灣、Microjet(대만, 마이크로젯)，進口商、地址、連絡電話為JC Line(제이씨라인)Co., Ltd. 616-92, Ganseok-dong, Namdong-gu, Incheon, 032-874-5454；附件32、38、44、54所示，包裝盒底部載有「Made in Taiwan」文字，且依南韓環境部與民間企業合作建立的「消費者環境安全資訊系統」之Ecolife網站(網址：ecolife.me.go.kr）內容，可知韓商JC Line株式會社所販賣系爭產品來源同樣為「Microjet」，核與被告公司之英文名稱「MicroJet Technology Co.,Ltd」中之特取名稱「MicroJet」相符，有經濟部商工登記公示資料、國際貿易署出進口廠商登記資料在卷可稽(本院卷一第497頁、本院卷五第9頁)，且被告公司亦為「MicroJet及圖」商標之商標權人，有經濟部智慧財產局商標檢索系統資料可佐(本院卷一第499至504頁)，另被告公司之營業所所在地設在我國境內，是被告公司於我國境內有實施系爭專利之行為，足認系爭產品確為被告公司所製造，並透過韓商JC Line株式會社對外銷售，故被告公司所辯顯非可採。

　㈡按私文書應由舉證人證其真正，民事訴訟法第357條定有明文。次按文書之證據力，有形式上證據力與實質上證據力之分。前者係指真正之文書即文書係由名義人作成而言；後者則為文書所記載之內容，有證明應證事實之價值，足供法院作為判斷而言(最高法院91年度台上字第1645號判決意旨參照)。被告公司雖辯稱原告所提甲證48至51-1檢測報告之產品並非系爭產品，檢測產品數據遭偽造、變造無法證明為被告公司銷售或製造云云(本院卷八第382至385頁)，惟依上開實務見解，被告所辯為爭執檢測報告之形式上真正，就檢測報告已經上海市東方公證處公證，及財團法人海峽交流基金會驗證，有公證書在卷可稽(本院卷三第389至608頁)，且被告公司亦無提出有何足以認定該公證書有偽造、變造之證據，自應推定具形式上真正，而系爭產品確為被告公司生產，透過韓商JC Line株式會社銷售，已如前述，是其此部分所辯顯非可採。

六、系爭產品未落入系爭專利1請求項1至3、9之文義範圍：

　㈠系爭產品1未落入系爭專利1請求項1之文義範圍：　

　⒈系爭專利1請求項1之技術內容可解析為9個要件，分別為：　

　⑴要件編號1A：一種流體噴出裝置，其包含：

　⑵要件編號1B：組配來傳導包括有第一能量脈衝之一第一能量信號之一第一擊發線路；

　⑶要件編號1C：組配來傳導包括有第二能量脈衝之一第二能量信號之一第二擊發線路；

　⑷要件編號1D：組配來傳導代表一影像之資料信號之資料線路；

　⑸要件編號1E：組配以閂鎖該等資料信號來提供閂鎖資料信號之閂鎖電路；

　⑹要件編號1F：第一液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料信號以響應該第一能量信號來噴出流體；以及

　⑺要件編號1G：第二液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料信號以響應該第二能量信號來噴出流體；

　⑻要件編號1H：其中該閂鎖電路藉由一時鐘信號來閂鎖該等資料信號，以及

　⑼要件編號1I：該閂鎖電路藉由脈衝充電控制信號來閂鎖該等資料信號。

　⒉系爭產品1與系爭專利1請求項1之文義比對：　

　⑴要件編號1a：甲證58圖1-1為系爭產品1之包裝盒，具有Inkjet Print Cartridge名稱、BLACK字樣與Replacement CC461W(60XL)品名等文字(本院卷四第135頁)，可知圖1-1系爭產品1可用來替換60XL黑色墨水匣、圖2為拆除包裝後之系爭產品1正面外觀，具有與前述包裝盒相同之文字、圖3為拆除包裝後之系爭產品1背面外觀，其包含噴墨晶片可控制墨水噴出，故系爭產品1為系爭專利1請求項1要件編號1A之文義所讀取。

　⑵要件編號1b：甲證58圖4標示接墊與第一擊發線路區域於噴墨晶片全圖，圖5則分別標示F5、F3接墊於噴墨晶片左側、右側放大圖，圖6為擊發胞元陣列的電路圖，圖7為第一能量信號F3之模擬時序圖(本院卷四第138至141頁)。經查，甲證58圖4系爭產品1之噴墨晶片相片與圖6電路圖並無法勾稽，無法確定圖4中間標示區域為第一擊發線路。圖5晶片右側由上往下第六接墊標示為F3，其標示是否正確並無其他內容可支持。圖7之F3的振幅、頻率與工作週期，其依據亦不明，由於無從判斷甲證58上述之真偽，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項1要件編號1B之文義所讀取。

　⑶要件編號1c：甲證58圖4標示接墊與第二擊發線路區域於噴墨晶片全圖，圖5、圖6如前述，圖7為第二能量信號F5之模擬時序圖(本院卷四第142至144頁)。經查，甲證58圖4系爭產品1之噴墨晶片相片與圖6電路圖並無法勾稽，無法確定圖4中間標示區域為第二擊發線路。圖5晶片左側由上往下第三接墊標示為F5，其標示是否正確並無其他內容可支持。圖8之F5的振幅、頻率與工作週期，其依據亦不明，由於無從判斷甲證58上述第二擊發線路、第二能量信號之真偽，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項1要件編號1C之文義所讀取。

　⑷要件編號1d：甲證58圖5標示F5、D3、D1接墊於噴墨晶片左側相片，標示F3、D2接墊於噴墨晶片右側相片，圖6為擊發胞元陣列的電路圖(本院卷四第146至147頁)。經查，甲證58圖5系爭產品1之噴墨晶片左右兩側相片與圖6電路圖並無法勾稽，圖5僅顯示輸入接墊D1~D3，另由甲證84-1圖M2-7、M2-8、M2-9、M2-10、M1-2、M1-3、M1-4，原告以圖L1-1至L1-4、L2-1至L2-4、L3-1至L3-4之放大相片標示閂鎖電路，由於相片解析度不足，無法辨認相片上之實際線路與原告標示是否吻合，原告也未進一步說明M1-2、M1-3、M1-4之以紅色標示線路是如何產生，無法確定甲證58圖5具有輸入端D1~D3連接至擊發胞元陣列之資料線路，且輸入接墊D1~D3標示是否正確並無其他內容可支持，由於無從判斷上述甲證58與甲證84-1內容之真偽，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項1要件編號1D之文義所讀取。

　⑸要件編號1e：甲證58圖5標示S4、S1、F5、D3、S5、S3、D1接墊於噴墨晶片左側相片，標示S2、F3、D2接墊於噴墨晶片右側相片，圖6為擊發胞元陣列的電路圖，包含閂鎖電路，圖9為閂鎖電路之電路圖，圖10為一擊發胞元之電路圖(本院卷四第149至152頁)。經查，甲證58圖5系爭產品1之噴墨晶片左右兩側相片與圖6、9、10電路圖並無法勾稽，另外，同要件編號1d比對，由甲證58圖5與甲證84-1圖M2-7至M2-10、M1-2至M1-4與L1-1至L1-4、L2-1至L2-4、L3-1至L3-4之放大相片無法確定具有閂鎖電路位於輸入端D1~D3與擊發胞元陣列之間，且輸入接墊D1~D3標示是否正確並無其他內容可支持，由於閂鎖電路之資料輸入端(D1至D3)連接至接墊與資料輸出端(DC1至DC3)連接至擊發線路之關係皆未驗證，從甲證58無法判斷系爭產品1是否符合要件1E，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項1要件編號1E之文義所讀取。

　⑹要件編號1f：甲證58圖11於噴墨晶片標示第一液滴產生器，圖12於第一液滴產生器放大圖標示切割線C-C”，圖13為第一液滴產生器在切割線C-C”下之剖面圖，圖10為一擊發胞元之還原電路圖，圖14為一擊發胞元之符號圖，圖15為一擊發胞元之設計電路圖，圖16為擊發胞元動作之模擬波形圖，圖17為第一能量信號之波型圖，表1為擊發胞元輸入信號規格表(本院卷四第154至161頁)。甲證84-1圖M2-12之擊發胞元016為第一液滴產生器，並以圖F1-1至F1-4對應擊發胞元第二金屬(M2)層、第一金屬(M1)層、多晶矽(Poly)層與基板(Sub)層之影像，圖F1-5、F1-6為F1-2的放大圖，以相同色塊與節點名稱標示該些放大圖與甲證58圖10，圖F1-7、F1-8為標示電晶體T1、T2源極、汲極與閘極之照片(本院卷八第149至154頁)。經查，甲證58圖11系爭產品1之噴墨晶片中間標示之第一液滴產生器與圖10電路圖並無法勾稽，圖14符號圖與圖15電路圖之接腳DATASEL與PRECHARGE接連接至外部S2，甲證84-1僅於照片標示電路圖T1、T2元件之源極、汲極與閘極，未指明其餘元件(如T3至T6)之位置，甲證58圖10相同或近似色塊(黃色與粉色)標註於不同連接線造成混淆，圖F1-5、F1-6因為套色緣故使原有相片金屬層連接方式不明，甲證58圖10擊發胞元之還原電路圖仍無法與甲證84-1圖F1-1至F1-8之相片完整勾稽所有元件與連線方式，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項1要件編號1F之文義所讀取。

　⑺要件編號1g：說明同要件編號1f，其中第一液滴產生器改為第二液滴產生器。經查，理由同要件編號1f，其中第一液滴產生器改為第二液滴產生器，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項1要件編號1G之文義所讀取。

　⑻要件編號1h：甲證58圖6說明同前述，甲證84-1圖M2-6為噴墨晶片M2之照片，圖M2-9為M2-6左側放大圖，其中包含兩個閂鎖電路(D3至DC3、D1至DC1)，圖L1-1至L1-4為閂鎖電路(D1至DC1)M2層、M1層、多晶矽層與基板層之影像(本院卷八第135至139頁)。經查，由甲證84-1圖M2-6、F2-7、F2-8、圖L1-1至L1-4標註D1、DC1、DCLK與TA、TB之源極、汲極與閘極，與甲證58圖6之部分放大圖電晶體TA、TB及連接方式相同，該些電晶體可對應閂鎖電路(D1至DC1)之部分。甲證58圖6輸入端D1至D3與閂鎖電路之間具有連接線，閂鎖電路與擊發胞元陣列輸入端DC1至DC3之間也具有連接線，而甲證84-1圖M2-6、M2-9、L1-1、L1-3、L1-4未有任何標示，圖L1-2僅在閂鎖電路標示DCLK、D1、DC1等連接線，未證明標示D1連接至輸入接墊D1、標示DC1連接至擊發胞元陣列輸入端DC1、標示DCLK連接至與時鐘信號相關電路或輸入，甲證84-1圖M1-2雖以紅色線條標註D1由晶片左側起經由閂鎖電路(D1至DC1)並連接至右側擊發胞元陣列，惟該紅色線條係直接貫穿閂鎖電路(D1至DC1)，該紅色線條如何產生未說明，且該圖解析度明顯不足，無從判辨金屬層連線是否與紅色線條相符，無法證明閂鎖電路(D1至DC1)組配閂鎖資料信號D1來提供閂鎖資料信號DC1給擊發胞元陣列，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項1要件編號1H之文義所讀取。

　⑼要件編號1i：甲證58圖10為擊發胞元之還原電路圖，圖22為控制信號S1至S5之波型圖(本院卷四第175至176頁)，甲證84-1圖10同為擊發胞元之還原電路圖，輸入端DATASEL與PRECHARGE接連接至S1/S2/S3/S4/S5其中之一，圖M2-11標註圖M2-12、圖M2-13之區域，圖M2-12包含擊發胞元016，圖2-13包含擊發胞元169(本院卷八第148至153頁)，圖F1-1至F1-8同前述要件編號1f說明。經查，由甲證84-1第27頁(本院卷八第150頁)圖10電晶體T1閘極連接DATASEL輸入端，PRECHARGE輸入端連接至未標示編號且閘極與汲極耦接之電晶體，DATASEL與PRECHARGE同樣連接至S2，甲證84-1圖F1-7標示T1閘極，對照圖F1-6標示S2之連線與圖F1-2之M1金屬層圖案，T1閘極應與S2相連，S2上部分與其他電晶體有連接關係，惟甲證84-1僅有標示T1與T2之閘極、汲極與源極，並未完整解析擊發胞元之完整電路，由原告之說明無法認定甲證84-1圖F1-1至F1-8電路中S2金屬層導線的連接方式與甲證84-1第27頁甲證58圖10相同，甲證84-1無法證明閂鎖電路閂鎖資料信號的控制信號即是脈衝控制信號，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項1要件編號1I之文義所讀取。

　⑽原告雖主張甲證48-1圖4.1發射單元邏輯陣列與圖4.1.1發射單元之電路圖，其連接關係可標示於甲證58圖6、14，擊發胞元1133、1141(或191)之控制信號S2(或S4)可為DATASEL及PRECHARGE，具有充電功能，可證明系爭產品1落入系爭專利1請求項1要件編號1I，另由甲證48-1圖4.1與圖4.1.1可知DATASEL、SELECT、PRECHARGE可接收S1~S5中之一者，FIRE可接收F3、F5中之一者，DATA可接收D1~D3、DC1~DC3中之一者，如甲證58-2圖10-2所示云云(本院卷十一第55至58頁)。惟查，根據甲證48-1第16頁說明，發射單元陣列係透過反向分析軟體RCAD提取完成，該檢測報告僅有提供還原電路之結果，並未提供分析過程，而甲證48-1圖4.1的發射單元邏輯陣列，其中該圖之左側顯示有上下2群發射單元，一群具有12行乘以14列的發射單元，右側顯示發射單元群組排列與外部信號之連接方式，該圖4.1並未與任何的相片進行比對與勾稽，難認圖4.1標示之資訊為正確，是難認由甲證48-1推知甲證58圖6、14之內容為正確，亦不足以證明系爭產品1落入系爭專利1請求項1要件編號1I之文義範圍，故原告主張顯不足採。

　⒊綜上，系爭產品1雖有系爭專利1請求項1要件編號1A之技術特徵，但未包含要件編號1B、1C、1D、1E、1F、1G、1H、1I之技術特徵，故系爭產品1並未包含系爭專利1請求項1之全部技術特徵，未落入系爭專利1請求項1之文義範圍。

　㈡系爭專利1請求項2、3均係請求項1之直接附屬項，解釋上應包含請求項1之全部技術特徵及進一步限定之技術特徵，因，系爭產品1未落入系爭專利1請求項1之文義範圍，故系爭產品1亦未落入系爭專利1請求項2、3之文義範圍。

　㈢系爭產品1未落入系爭專利1請求項9之文義範圍：

　⒈系爭專利1請求項9之技術內容可解析為9個要件，分別為：　

　⑴要件編號9A：一種流體噴出裝置，其包含：

　⑵要件編號9B：組配來傳導包括有第一能量脈衝之一第一能量信號之一第一擊發線路；

　⑶要件編號9C：組配來傳導包括有第二能量脈衝之一第二能量信號之一第二擊發線路；

　⑷要件編號9D：組配來傳導代表一影像之資料信號之資料線路；

　⑸要件編號9E：組配來依照至少一時鐘信號以閂鎖該等資料信號，來提供閂鎖資料信號之閂鎖電路；

　⑹要件編號9F：該閂鎖電路包括組配來藉由一時鐘信號來閂鎖該等資料信號，以提供第一時序資料信號之第一閂鎖器，

　⑺要件編號9G：該閂鎖電路也包括組配來藉由脈衝充電控制信號來閂鎖該等資料信號及該等第一時序資料信號，以提供該等閂鎖資料信號之第二閂鎖器；

　⑻要件編號9H：第一液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料信號以響應該第一能量信號來噴出流體；以及

　⑼要件編號9I：第二液滴產生器，其組配來根據該等閂鎖資料信號以響應該第二能量信號來噴出流體。

　⒉系爭產品1與系爭專利1請求項9之文義比對：

　⑴要件編號9a、9b、9c、9d：系爭專利1要件編號9A、9B、9C、9D之技術特徵分別與系爭專利1要件編號1A、1B、1C、1D之技術特徵相同。如前所述，系爭產品1有系爭專利1請求項1要件編號1A之技術特徵，但未包含要件編號1B至1I之技術特徵，同理，系爭產品1有系爭專利1請求項9要件編號9A之技術特徵，但未包含要件編號9B、9C、9D之技術特徵。

　⑵要件編號9e：除甲證58-2與甲證58具有相同圖5、圖6、圖9、圖10之外，甲證58-2圖10-1為圖9與圖10連接示意圖，圖10-2為圖6部分與圖10連接示意圖(本院卷九第39至40頁)。經查，系爭專利1要件編號9E與要件編號1E近似，要件編號9E更進一步界定「來依照至少一時鐘信號」，同要件編號1E理由，甲證58-2相片欠缺閂鎖電路與時鐘信號之標示，且D1~D3標示是否正確並無其他內容可支持，由甲證58圖5與甲證84-1相片無法確定具有閂鎖電路位於輸入端D1~D3與擊發胞元陣列之間，圖L1-2雖標示DCLK、DC1、D1，也未證明DCLK與時鐘信號相關、DC1與擊發胞元陣列相連、D1與輸入接墊D1相連，該些相片與甲證58-2圖6、9、10、圖10-1電路圖並無法勾稽，由甲證58、58-2無從判斷系爭產品1具有要件編號9E閂鎖電路之連接特徵，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項9要件編號9E之文義所讀取。

　⑶要件編號9f：除前述甲證58圖6之外，甲證58-2圖6、9為第一閂鎖器與閂鎖電路之電路圖(本院卷九第43至44頁)。經查，系爭專利1要件編號9F與要件編號1H近似，要件編號9E除文字酌修增加「包括組配來」，更進一步界定「以提供第一時序資料信號之第一閂鎖器」。由前述要件編號1H理由可知，甲證84-1圖M2-6、M2-9標註閂鎖電路(D1至DC1)與甲證58-2圖9之部分放大圖電晶體TA、TB及連接方式相同，DC1相當於第一時序資料信號，該電路為閂鎖電路(第一閂鎖器)。甲證84-1圖M1-2雖以紅色線條標註D1由晶片左側起經由閂鎖電路(D1至DC1)並連接至右側擊發胞元陣列，惟該紅色線條係直接貫穿閂鎖電路(D1至DC1)，且其產生方式不明，此外，該圖解析度明顯不足，無從判辨金屬層連線與紅色線條是否相符，甲證58-2與甲證84-1皆無法證明閂鎖電路(D1至DC1)組配來閂鎖資料信號D1來提供第一時脈資料信號DC1給擊發胞元陣列，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項9要件編號9F之文義所讀取。

　⑷要件編號9g：甲證58-2圖10擊發胞元之還原電路圖，圖10-1為圖9與圖10連接示意圖，圖10-2為圖6之部分與圖10連接示意圖(本院卷九第46至48頁)。經查，系爭專利1要件編號9G與要件編號1I近似，要件編號9G除文字酌修增加「也包括組配來」，更進一步界定「及該等第一時序資料信號，以提供該等閂鎖資料信號之第二閂鎖器」。甲證58-2圖10-1顯示第二閂鎖器閂鎖之輸入資料來自第一閂鎖器輸出之DC1，圖10-2顯示第二閂鎖器閂鎖資料訊號D1，惟上述電路之連接關係並未有相對應的相片解析，甲證58-2與甲證84-1並未有相關照片可資證明，另外同要件編號1i理由，甲證58-2、甲證84-1無法證明閂鎖電路閂鎖資料信號的控制信號即是脈衝充電控制信號，故系爭產品1無法為系爭專利1請求項9要件編號9G之文義所讀取。

　⑸要件編號9h、9i：系爭專利1請求項9要件編號9H、9I之技術特徵與要件編號1F、1G之技術特徵相同，如前所述，系爭產品1未包含要件編號1F、1G之技術特徵，同理，系爭產品1亦未包含系爭專利1請求項9要件編號9H、9I之技術特徵。

　⒊綜上，系爭產品1雖有系爭專利1請求項9要件編號9A之技術特徵，但未包含要件編號9B至9I之技術特徵，故系爭產品1並未包含系爭專利1請求項9之全部技術特徵，未落入系爭專利1請求項9之文義範圍。

　㈣系爭產品2至4未落入系爭專利1請求項1至3、9之文義範圍：

　　原告另以甲證59、60-2、61(分別以系爭產品2至4比對系爭專利1請求項1至3侵權比對表)與甲證59-2、60-3、61-2(分別以系爭產品2至4與系爭專利1請求項9侵權比對簡表)主張系爭產品2至4落入系爭專利1請求項1至3、9之文義範圍，另以甲證85至87補充系爭專利1與系爭產品2至4等效電路、晶片結構之比對表，經查，甲證59、60-2、61、59-2、60-3、61-2除分析標的物(即系爭產品2至4)與系爭產品1不同外，其餘分析手法與比對內容與甲證58、58-1、84-1並無實質差異，依前開所述，系爭產品2至4亦未落入系爭專利1請求項1至3、9之文義範圍。

七、系爭產品未落入系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍：

　㈠系爭產品1未落入系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍：　

　⒈系爭專利2請求項1之技術內容可解析為9個要件，分別為：

　⑴要件編號1A'：一種流體噴出裝置，其包含：

　⑵要件編號1B'：適合傳輸包含多數能脈波之一第一能信號之一第一發射線；

　⑶要件編號1C'：適合傳輸包含多數能脈波之一第二能信號之一第二發射線；

　⑷要件編號1D'：組配來提供有效或無效之第一位址信號之一第一位址產生器；

　⑸要件編號1E'：組配來提供有效或無效之第二位址信號之一第二位址產生器；

　⑹要件編號1F'：電耦接至該第一發射線之第一墨滴產生器，且其係組配來響應於該第一能信號而基於有效的第一位址信號噴出流體；以及

　⑺要件編號1G'：電耦接至該第二發射線之第二墨滴產生器，且其係組配來響應於該第二能信號而基於有效的第二位址信號噴出流體；以及

　⑻要件編號1H'：其中該第一位址產生器係被組配來在該第二位址產生器提供無效的第二位址信號時提供有效的第一位址信號，而

　⑼要件編號1I'：該第二位址產生器係被組配來在該第一位址產生器提供無效的第一位址信號時提供有效的第二位址信號。

　⒉系爭產品1與系爭專利2請求項1之文義比對：

　⑴要件編號1a'：甲證62圖1-1、1-2、2、3(本院卷四第339至341頁)顯示系爭產品1是包含噴墨晶片之黑色墨水匣，系爭產品1為系爭專利2請求項1要件編號1A'之文義所讀取。

　⑵要件編號1b'：甲證62圖4至7(本院卷四第342至345頁)之說明，同甲證58圖4至7之說明。甲證88圖M2-2為晶片第二金屬層相片，圖M2-3為圖M2-2層部分放大照片(本院卷八第255至256頁)。經查，甲證62圖4系爭產品1晶片之第二金屬層結構相片標示第一發射線與圖6電路圖無法勾稽，無法確定圖4中間標示區域為第一發射線。甲證62圖5晶片右側由上往下第六接墊標示為F3，其標示是否正確，亦無其他內容可支持。甲證62圖7第一能信號F3的振幅、頻率與工作週期等數據，所憑依據不明。而甲證88圖M2-2、M2-3以紅線標示F3，未說明紅線產生方式，圖M2-2、M2-3解析度不足，無法辨別金屬層圖案與紅線相符，且未證明該紅線標示F3與圖F1-5墨滴產生器之第一能信號端F3相連接。由於無法甲證62或甲證88判斷上述第一能信號與第一發射線之內容是否正確，故難認系爭產品1為系爭專利2請求項1要件編號1B'之文義所讀取。

　⑶要件編號1c'：甲證62圖4標示接墊與第二發射線於噴墨晶片全圖，圖5、圖6說明同要件1b'，圖8為第二能量信號F5之模擬時序圖(本院卷四第346至349頁)，甲證88圖M2-4為晶片第二金屬層相片，圖M2-5為圖M2-4層部分放大照片(本院卷八第257至258頁)。經查，甲證62圖4之系爭產品1晶片相片標示第二發射線與圖6電路圖無法勾稽，無法確定圖4中間標示區域為第二發射線。圖5晶片左側由上往下第三接墊雖標示為F5，然無證據證明該標示內容是否正確。圖8第二能信號F5的振幅、頻率與工作週期等數據，所憑之依據不明。而甲證88圖M2-4、M2-5以紅線標示F5，未說明紅線產生方式，圖M2-4、M2-5解析度不足，無法辨別金屬層圖案與紅線相符，且未證明該紅線標示F5與圖F2-5墨滴產生器之第一能信號端F5相連接。由於無法甲證62或甲證88判斷上述第二能信號是否正確，故難認系爭產品1為系爭專利2請求項1要件編號1C'之文義所讀取。

　⑷要件編號1d'：甲證62圖9系爭產品1晶片之還原電路圖，圖10為第一位址產生器符號圖，圖11為第一位址產生器之還原電路圖，主要包含方向電路、移位暫存器、邏輯陣列，圖12為邏輯陣列的還原電路圖，圖13、14為第一位址產生器之模擬波形圖(本院卷四第350至355頁)，甲證88圖M1-1為系爭產品1晶片之第一金屬層照片，圖M1-2為M1-1之第一位址產生器放大照片，圖M1-3為在M1-2標示第一位址線A1至A6之照片，圖M1-4為在M1-2標示方向電路、移位暫存器及邏輯陣列之照片，圖M1-5為在M1-2標示邏輯陣列中之T1(S5)、T2(S1)至T3(S4)及來自移位暫存器信號的路徑之照片，圖V1-1、V1-2、V1-3為M1-5位址評估電晶體之放大照片，分別顯示第一金屬(M1)層、多晶矽層及基板層(本院卷八第259至264頁)。經查，甲證62圖9至12第一位址產生器還原電路圖與甲證88圖M1-1、M1-2、M1-3、M1-4、M1-5無法勾稽，上述甲證88之相片僅標示出方向電路、移位暫存器、邏輯陣列大致位置、A1至A6、T1至T3、G1與位址評估電晶體之閘極、源極與汲極，並未完整比對出還原電路圖與相片的對應關係，無從判斷上述甲證62還原電路圖內容是否正確。甲證62圖12、圖13，當控制信號S1上升緣至S4上升緣之第1期間，位址評估電晶體導通，第一位址信號為有效，當控制信號S4上升緣至S1上升緣之第2期間，位址評估電晶體關閉，第一位址信號為無效，圖13正向模擬結果與圖12電路原理相符，同理，圖14反向模擬結果與圖12相符，圖13、14模擬結果顯示圖12第一位址產生器可產生有效或無效之第一位址信號，惟如前述，甲證62圖9至12電路圖還原步驟不完整，難認系爭產品1相片之第一位址產生器與甲證62圖9至12電路圖相同。圖13與圖14分別模擬正向與反向掃描，由於該些模擬同樣基於甲證62圖9至12還原電路圖所為之，圖13、14所示有效或無效第一位址信號之正確性尚有疑義。由於無從判斷甲證62、甲證88內容是否正確，故難認系爭產品1為系爭專利2請求項1要件編號1D'之文義所讀取。

　⑸要件編號1e'：甲證62圖9、12、13、14說明如前所述，圖15為第二位址產生器符號圖，圖16為第二位址產生器之還原電路圖，主要包含方向電路、移位暫存器、邏輯陣列(本院卷四第358至363頁)，甲證88圖M1-6為系爭產品1晶片標示第二位址產生器之第一金屬層之照片，圖M1-7為M1-6之第二位址產生器放大照片，圖M1-8為在M1-7標示第二位址線B1至B6之照片，圖M1-9為在M1-7標示方向電路、移位暫存器及邏輯陣列之照片，圖M1-10為在M1-7標示來自邏輯陣列中之T1(S2)、T2(S3)至T3(S1)及來自移位暫存器信號的路徑之照片，圖V2-1、V2-2、V2-3為M1-10位址評估電晶體之放大照片，顯示位址評估電晶體之位置，分別顯示第一金屬層(M1)、多晶矽層及基板層(本院卷八第265至270頁)。經查，甲證62圖9、12、15、16第二位址產生器還原電路圖與甲證88圖M1-6、M1-7、M1-8、M1-9、M1-10無法勾稽，其理由與要件1d’相同，是無從判斷甲證62、甲證88內容是否正確。甲證62圖12、圖13，當控制信號S3上升緣至S1上升緣之第5期間，位址評估電晶體導通，第二位址信號為有效，當控制信號S1上升緣至S3上升緣之第6期間，位址評估電晶體關閉，第二位址信號為無效，圖13正向模擬結果與圖12電路原理相符，同理，圖14正向模擬結果與圖12相符，圖13、14模擬結果顯示圖12第二位址產生器可產生有效或無效之第二位址信號，惟如前述，甲證62圖9、15、16、12電路圖還原步驟不完整，難認系爭產品1相片之第二位址產生器與甲證62圖9、15、16、12電路圖相同，故系爭產品1無法為系爭專利2請求項1要件編號1E'之文義所讀取。

　⑹要件編號1f'：甲證62圖17於噴墨晶片相片標示第一墨滴產生器，圖18於第一墨滴產生器放大圖標示切割線C-C'，圖19為第一墨滴產生器在切割線C-C'下之剖面圖，圖20為一發射單元之還原電路圖，圖21為一發射單元之符號圖，圖22為將圖20輸入電子設計軟體之發射單元電路圖，圖23為發射單元動作之模擬波形圖，圖24為第一能信號之波型圖，表1為發射單元輸入信號規格表(本院卷四第366至373頁)。甲證88圖M2-6為系爭產品1第二金屬層(M2)晶片全圖，圖M2-7標示發射單元016，並以圖F1-1至F1-4對應發射單元第二金屬層(M2)、第一金屬層(M1)、多晶矽層(Poly)與基板層(Sub)之影像，圖F1-5、F1-6為F1-2的放大相片，該些放大相片與甲證88第22頁之甲證62圖10均以相同色塊與節點名稱進行標示(本院卷八第272至277頁)。經查，甲證62圖17至19系爭產品1噴墨晶片中間標示之第一墨滴產生器與圖20電路圖無法勾稽，圖21符號圖與圖22電路圖之接腳DATASEL與PRECHARGE皆連接至外部S2，FIRE連接至外部F3，DATA連接至外部DC1，原告未完整且逐步還原甲證88圖F1-1至F1-6相片的第一墨滴產生器之所有元件與其連接關係，無法確認甲證62圖20、圖21、圖22是否正確。甲證88圖F1-5標示F3與電阻器一端相連，甲證62圖20之發射電阻器經由端子FIRE連接F3，兩者連接關係相符，惟甲證88未交代圖F1-5發射單元之第一發射線是否確實連接至圖M2-3之F3，且圖M2-3之F3解析度不足，無法確認紅線標示F3是否為真，甲證62與甲證88無法對應要件1F'之「且其係組配來響應於第一能信號」。另外甲證88圖F1-6雖顯示A̅1̅、A̅2̅，圖F1-3、F1-4顯示A̅1̅、A̅2̅分別連接至其中兩個電晶體之閘極，惟甲證88未指出A̅1̅、A̅2̅是否來自第一位址產生器，甲證62與甲證88無法對應要件1F'之「基於有效的第一位址信號」。由於甲證88未完整解析發射單元，從而無法確認甲證62圖20發射單元之還原電路圖的正確性，甲證62圖23、圖24模擬之正確性既無法確定，則該部分模擬無法對應要件1F'之「響應於該第一能信號」與「有效的第一位址信號」，故系爭產品1未為系爭專利2請求項1要件編號1F'之文義所讀取。　

　⑺要件編號1g'：

　　甲證62圖17於噴墨晶片相片標示第二墨滴產生器，圖18於第二墨滴產生器放大圖標示切割線C-C'，圖19為第二墨滴產生器在切割線C-C'下之剖面圖，圖20為一發射單元之還原電路圖，圖25為一發射單元之符號圖，圖26為將圖20輸入電子設計軟體之發射單元電路圖，圖27為發射單元動作之模擬波形圖，圖28為第二能信號之波型圖，表2為發射單元輸入信號規格表。甲證88圖M2-6為系爭產品1第二金屬層(M2)晶片全圖，圖M2-8標示發射單元169，並以圖F2-1至F2-4對應發射單元第二金屬層(M2)、第一金屬層(M1)、多晶矽層(Poly)與基板層(Sub)之影像，圖F2-5、F2-6為F2-2的放大相片，該些放大相片與甲證88第22頁之甲證62圖10均以相同色塊與節點名稱進行標示(本院卷八第272至277頁)。依前開要件編號1f'所述之理由，系爭產品1無法為系爭專利2請求項1要件編號1G'之文義所讀取。

　⑻要件編號1h'、1i'：

　①甲證62圖13、14分別為正向掃描與反向掃描時，第一位址產生器與第二位址產生器之模擬信號波形圖(本院卷四第362至363頁)。原告主張甲證62圖13正向之期間9與圖14反向之期間10，當第二位址信號B1N至B6N為無效時，第一位址信號A1N至A6N為有效，其原理與要件1D'、1E'產生有效、無效之第一或第二位置相同，當控制信號S1上升緣至S4上升緣之第1期間，位址評估電晶體導通，第一位址信號為有效，當控制信號S4上升緣至S1上升緣之第2期間，第一位址信號為無效，當控制信號S3上升緣至S1上升緣之第5期間，第二位址信號為有效，當控制信號S1上升緣至S3上升緣之第6期間，第二位址信號為無效。循序輸入控制信號S1至S6對應輸出之第一、第二位址信號，依時序前後分為三個期間，整理控制信號、第一位址信號與第二位址信號之關係如下：

　⓵當控制信號S1上升緣至S3上升緣之期間，第一位址信號為有效，第二位址信號為無效，相當於甲證62第50頁圖13第9期間與第51頁圖14第10期間。

  ⓶當控制信號S3上升緣至S4上升緣之期間，第一位址信號為有

　  效，第二位址信號為有效，相當於甲證62第50頁圖13第9期

　　間後控制信號S3為高位準之期間。

　⓷當控制信號S4上升緣至S1上升緣之期間，第一位址信號為無

　　效，第二位址信號為有效，相當於甲證62第54頁圖13第11期

　　間與第55頁圖14第12期間。

　②上述第⓵、⓷點期間，內容分別對應要件1H'、1I'，惟第⓵、⓷點之期間長度並不相等，且依申請專利範圍解釋「第一位址產生器」、「第二位址產生器」，要件1H'、1I'須同時比對且不可分割，第⓶點期間，第一位址信號、第二位址信號皆為有效，不符原告於114年6月13日舉發答辯書(乙證16第5頁，本院卷八第25頁)明確主張兩個位址產生器的其中一個位址產生器產生有效的位址信號時，另一個位址產生器則產生無效的位址信號，也不同於申請專利範圍解釋「第一位址產生器」、「第二位址產生器」之其中一者無效，另一者則為有效之兩種輸出態樣，參系爭專利2說明書與圖13、14，第一位址信號與第二位址信號不會出現同時為有效之情況，原告未進一步說明期間長度不等與同時產生有效位址信號原因，是甲證62圖9至12、15、16電路圖是否正確還原，或信號輸入條件是否誤並非無疑。又如前所述，甲證62圖9至12、15、16電路圖還原步驟不完整，難認系爭產品1相片之第一、第二位址產生器與甲證62圖9至12、15、16電路圖相同，及圖13、14模擬結果是否正確，故難認系爭產品1為系爭專利2請求項1要件編號1H'、1I'之文義所讀取。

  ⒊綜上，系爭產品1雖有系爭專利2請求項1要件編號1A'之技術特徵，但未包含要件編號1B'至1I'之技術特徵，故系爭產品1並未包含系爭專利2請求項1之全部技術特徵，未落入系爭專利2請求項1之文義範圍。　　　

　㈡系爭專利2請求項2至4、7至9、16均係請求項1之直接附屬項，系爭專利2請求項17依附於請求項16，請求項18、19依附於請求項17，是系爭專利2請求項17至19均係請求項1之間接附屬項，解釋上應包含請求項1之全部技術特徵及進一步限定之技術特徵，因系爭產品1未落入系爭專利2請求項1之文義範圍，故系爭產品1亦未落入系爭專利2請求項2至4、7至9、16至19的文義範圍。

　㈢系爭產品2至4未落入系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍：

　　原告以甲證63至65(侵權比對表)、甲證63-1至65-1(侵權比對簡表)主張系爭產品2至4落入系爭專利1請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍，又以甲證89至91補充系爭專利2與系爭產品2至4等效電路、晶片結構之比對表云云。經查，甲證63至65除分析標的物(系爭產品2至4)與系爭產品1不同外，其餘分析手法與比對內容與甲證62、62-1、88並無實質差異，依前開所述，系爭產品2至4亦未落入系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍。

陸、綜上所述，系爭產品均未落入系爭專利1請求項1至3、9之文義範圍，亦均未落入系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍，並無侵害原告系爭專利權之情事。從而，原告主張依前揭規定，請求判決如前述聲明所載，並無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。

柒、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據資料，經本院審酌後認與判決結果不生影響，爰不一一論列。另原告聲請關於損害賠償之調查證據事項，亦無調查必要，附此敘明。且原告既不得以系爭專利遭侵害請求被告排除、防止侵害、銷毀及賠償損害，本件即無另為中間判決之必要，爰為終局判決。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2條、民事訴訟法第78條，判決如主文。　　

中　　華　　民　　國　　115 　年　　7 　　月　　22　　日

                          智慧財產第二庭

                                  法  官　王碧瑩

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　7 　　月　　22　　日

                                  書記官  江定宜

附註：

智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

Ⅰ智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律

  師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察

  官、律師資格者，不在此限：

  一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴

　　  訟法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。

  二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事

　　  訴訟事件。

  三、第二審民事訴訟事件。

  四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其

　　  他事件之聲請或抗告。

  五、前四款之再審事件。

  六、第三審法院之事件。

  七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。

Ⅴ當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人

  為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，

  並經法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。



